




IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

UKŁADY LOGICZNE CMOS SERIA MCY 7AXXXM
MCY 64XXXN

Karta serii stanowi całość 
tylko z kartą typu

Układy logiczne CMOS są zbudowane z tranzystorów wzbogacanych p- 
i n- kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznaczeniem 
jest praca w układach cyfrowych automatyki, telekomuniKacji 
i miernictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, gdzie wy
magany jest niski pobór mocy i/łub wysoka odporność na zakłóce
nia. Cechy charakterystyczne:
- zakres napięć zasilania: 3 * 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane /w układach typowych/,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wysokim 

j- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L, 1 TTL-LS,
- obudowa plastykowa,
- typowy margines szumów:- ,1 V przy UDQ = 5 V, 2 V przy UDD = 10 V 

2,5 V przy UDD = 15 V.

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A



TYPOWE ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE /dla wszystkich układów, jeżeli nie są wyspecyfiko
wane inaczej/

Nazwa
parametru

Jedno
stka

Warto ść tmaxKK)
Warunki -pomiaru

Symbol 25°C uT [V] UDD Mmm . typ. max. JL
1 2 3 4 5 6^ 7 8 9 10 11

Bramki 
<c* i inwertery
Pi

yuA
0,25
0,5
1
5

-
0,01
0,01
0,01
0.02

0,25
0,5
1
5

7,5
1530 * 

150
- 0;10 

0; 1 5 
0;20

5
10
15

' 20

Przerzutniki 
o *a< i bramki •*j złożone
>> 05

^DDmax ^uA
1
2
4

20

“• 0,02
0,02
0,02
0,04

1
24

20

30
60

120
600

0; 5 
0;10  
0; 15 
0:20

5
10
15
20W (H O *Ho w P, oi

W N Układy MSI ^uA
5

10
20
100

0,04 ' 
U,04 
0,04 
0.08

5
10
20
100

150
300
600
3000

-
0; 5 
0;10 
0 ; 15 
0 ;20

5
10
15
20

Prąd wyjścio
wy’' w stanie 
niskim ■^OLmin mA

0,64
1 , 6
4.2

0,51
5.4

1
2 ,6
6 ,8

-
0,36
0,92,4

0,4 
0,5 

_.1.5..
0,*5
0;10
0:15

.5
10
15

Prąd wyjścio
wy w stanie 
wysokim TOHmi.n mA

-0,64
-2
-1 , 6
-4,2

-0,51-1 , 6
-1,3-3,4

-1

-2 ,6
-6 ,8 -

-0,36
-1,15
-0,9-2,4

4,6
2.5
9.5 
13,5

0;5 
0; 5 
0;10  
0; 1 5

5
5

10
15



TYPOWE ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNIE c.d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napięcie wyjścio
we w stanie 
niskim dOLmax V 0,05

0,05
0,05

mm 0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

0;5
0 ;10
0;15

5
l10
15'

1Napięcie wyjścio- 
we w stanie 
wysokim UOHmin V : 4,95 

9,9.5 
14,95

4.95
9.95 

14,95
5

10
15 ;

' 4,95 
9,95 
14,95 ‘

-
0;5 
0 ;10  
0; 15

i—  —5
10
15

Napięcie wejścio
we w stanie 
niskim

UTTIŁmax V 1,5
34

—

- 1,5
34

1,534
o ,5;4,5 

1 ;9 
1,5;13,5

— 5
10
15

Napięcie wejścio
we w stanie 
wysokim ^IHmin V. 3,5

7
11

3,5
7

11
- -

3,5
7

11

0,5;4,5 
1 ;9 •

1 , 5; 13 , 5
— 5• 10 

15
Prąd wejściowy 7Imax ^uA ¿0,1 - ±10“^ ¿0 ,1 ±1 - 0;18 18

'klasyfikację układów logicznych CMOS podano w tabeli na str. 4

*^tmin = °°C» = 70°C dla seril MCY' 74XXXN 
tmin = = 85°C dla s e r i i - MCY 64XXXN 

***); oznacza "albo"
Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio 

łączenia do U g S  lub UDD#
spolaryzowane przez pod-

i
V>1
l
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe 
Graniczny prąd. wejściowy 
Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
pr z e chov/ywan i a
Temperatura lutowania 
_- ręcznego /max. As/,
.- automatycznego
KLASYFIKACJA UKŁADÓW CMO;

Udd -0,5 +20V
Uj -0,5 v * Udd + 0, 5 v
Ij ±10 mA
tamb 0 * 70°C dla MCY 7ZłXXXN 

-40 + 85°C dla MCY 64XXXN

t s t g . - 5 5  +  + 1 2 5 ° C

csolC i50°C>270°C

Bramki i inwertery Prżerzutniki i-bram
ki złożone

Układy MSI

MCY 74000. MCY 7^001 
MCY 6A000 MCY 6^001
MCY 74002 MCY 74011 
MCY 64002 MCY 64011
MCY 74012 MCY 74023 
MCY 64012 MCY 64023
MCY 74025 MCY 74066"  ̂
.MCY 64025 MCY 64066
MCY 74069^ MCY 74071 
MCY 64069 MCY 64071
MCY 74072 MCY 74081 
MCY 6A072 MCY 6^081

MCY 74013 
MCY 64013'
MCY 74027 
MCY 64027
MCY 74049*  ̂MCY '64049.
MCY 74050"^ 
MCY 64050

MCY 740102 
MCY 640102
MCY 740103 
MCY 640103
MCY 74724 
MCY 64724
MCY 74028 
MCY 64028

“ 'układy nietypowe ■

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa 1

teł. 43-54-01 
tlx 8156^7
Cena 4o z] Druk ZOINTE ITE zam. ^lj/87 rt.'bOQ

-i I OR7J  ̂ PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

BRAMKI LOGICZNE CMOS
Dwukrotna 3-wejściowa bramka NOR+inwerter 
Czterokrotna 2-wejściowa bramka NOR 
Dwukrotna A-wejścioy/a bramka NOR 
Czterokrotna 2-wejściowa bramka NAND 
Dwukrotna A-wejściowa bramka NAND 
Trzykrotna 3-wejściowa bramka. NAND 
Trzykrotna 3-wejściowa bramka NOR 
Czterokrotna 2-wejściowa bramka OR 
Dwukrotna A-wejściowa bramka OR 
Trzykrotna 3~wejściowa bramka AND 
Trzyzrotna 3-wejściowa bramka OR 
Czterokrotna 2-wejściowa bramka AND 
Dwukrotna A-w.ejściowa bramka AND

MCY 7^000N,MCY 
MC Y 7A001N,HCY 
MCY 7A002N,MCY 
MCY 7A011N,MCY 
MCY 74012N,MCY 
MC Y 7A023N,MC Y 
MC Y 7zt023H,îkJ Y 
MC Y 7A071N,MCY 
MCY 7A072N,MCY 
MCY 7A073H,MCY 
MCY 7A075N,MCY 
MCY 7A081N,MCY 
MCY 7A082N,MCY

6A0ÛQU 
6A001M 
6A002N 
6 A 011N 
6AQT2N 
C '-023N
L ,02'vK
(SA 071N 
6A072N 
64 07 3W 
6A07 iU1 I W I
6 4 0 8 1 Ń  

6 A 0 8 2 N

Układy logiczne CMOS są zbudowane z tranzystorów wzbogacanych 
p- i n-kanałowyćh, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. I-ch podstawowym przeznacze
niem jest prąca w układach cyfrowych automatyki, tełekcmunik - 
cji i miernictwa oraz maszyn liczących" średniej szybkości, gdzie 
wymagany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na zakłó
cenia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
- zakres napięć zasilania 3 t 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wyso-

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A LO G O W A
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---V

ME - 8,30max.

p.38min. ■

Obudowa 14-wyprowadzeniowa typu CE-70

- typowa obciążalność: 2 układy TTL-L, 1 TTL-LS,
- obudowa plastykowa,
- typowy margines szumów: 1 V przy UDD 3 5 V» 2 V przy 

UDD = 10 V* 2 , 5 V prZy UDD " 15 V*

a)
u d d  f e d krun nn irn rrn nui nn

)

hj m ¿i ¿jIIj \ArmNC NC B H USS

b)

A3(11) o— £>o- 

B4(12) cx—

C3 (13) o— [>> -

G(8)o----p>0-----£>o---- £>o— 0(9]

Układy KCY 74000N, KCY 64000N: a) układ wyprowadzeń, b) poje
dyncza bramka i łańcuch inwerterów
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a) ukfad wyprowadzeń 
UPD H G M L F E
m ibi Ei un m m m

LU l¿j  líj Lii LŚJ l i m r
A B J K C D Uss

b) p o je d y n c z a  b ra m k a  

A ^
1(8,6,13) <p — l — -v.

B .   V -
2(9,5(12) *----- [ > —H 3(10,4,11)

Układy MCY 74001N i MCY 64001N

a) uktad wyprowadzeń
Upo K H 6 F E NC
G7i jpjn hti rm np lyi m

j

t í i  l íi i í j l L i lsj lsj m
J A B C D NC Uss

b) pojedyncza bramka

A 2 (1 2 ) o— I > - l
B 3 (1 1 ) 0 _ | > ^ L _

C 4(10) *-r- l ^ - J

D 5 (9 ) L̂ °—

J1(13)

Układy MCY 74002N i MCY 64002N

a) u k ta d  w yprow adzeń

UDD H 6 M L F E
[wi rm pTi rm noi m m

)

i Si n  l í j  l í i  l j  l í i  lu  i n r
A B J. K C D Uss

b) pojedyncza bram ka

A
1(8,6,13)0

2(9,5,12)?

£ > > — * J

3(10,4,11)

N ñ W O  Układy MCY 74011N i MCY 64011N
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a) uk tad  wyprowadzeń
Uqd K H G F E NC

i— (
r

J

LJ AJ  [ i i ..± h T U j h j  m

b) po jedync. i bramka
A 2 (1 2 ) * — >
B 3(11) 0—

C 4(10) <*—

B 5( 9) 0— r
^  J 1(13)

J A B C D NC USS

Układy MCY 74012N i MCY 64012N

a) uktad w yprowadzeń
Uqq G H I L Jim H3i Rn rm troi

L ij lU  L i n i i  Lii l u t z t
A B D E F K Uss

b) po jedyncza  bram ka

a 3(1,11) o—£ » -  

B 4(2,12) O—[ > -

C 5(8(1 3 ) M > -

— Oj 
6(9,10)

Układy MCY 7402 3N i MCY 64023N

n ' ukrad  w yprow adzeń
Uoo G H I L J Cim im P7i rrn ttoi nn nn

3

A

U

I

rn  LU LU LU LU LU
B D E F K U3 5

b) po jedyncza  b ram ka

A 3(1,11) I> ° -

B 4(2,12) 4— [> ^ -

c 5(8,13)0— [> o - r 6(9,10)

Układy MCY 74 02 517 i MCY 6.4,025N
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a) ukhad wyprowadzeń

ud 
CE
Unn H G M L F E
rui rm rei rm nrn m m

LU Lii Lii Lii L i ' Li) U J
A B J K C D Uss

b) pojedyncza bramka

1(6,at13) ♦— 3— C>0_ 
-[>

B
2(5,9j12) 0 3(4,10,11)

Układy MCY 74071N i MOY 64071N

U 0 & -

a) u k ła d  w yprow adzeń
Udo k  h g f e nc

j m  ryi ryi PiT.rrcp n p  m

U Z TuJ LU Lii LŚJ U T T Z J
J A B C D NC Uss

b) pojedyncza bramka

A 2(12)̂—[>°— 1—| \
B 3(11)^-0>-r ’--
C 4(10)0—£>3— ji—  ri—

D 5 (9 )0 - {> > ^ r E >

1 * a n d
Układy MCY 74072N i MCY 64072N

a) uk tad  w yprow adzeń
U'DD 0 H I L J C

)

u

ę)

J  Um f r i l J  Lii L□ “ E n

b) pojedyncza bramka

A 1(4,12) H > — I
I—T

B 2(3,13) *-[>>- 
c8(5,11)i

Układy MCY /74073N i MCY 64073N
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ni uklrud w yp ro w a dze ń  
Uro  G H I L J A

b) po jedyncza  bram ka

^ r .  =  4 -

J
------------------------------------------------------------- , ---------------1

A 3(1,11) |

B«,«> 
c 5(8,13)

C B F E D K Uss

Układy MCY 74075N i MCY 64075N

a) układ wyprowadzeń
UdD ! ' G M L F Et m ri2i rm nui m m

)
5c P k z c

~Pi
LU LŁJ ULI LU L5J  L6J  LZJ

A B J K C D Uss

b) pojedyncza bramka

Układy MCY 74081N i MCY 64081N

a) układ wyprowadzeń b) pojedyncza bramka

Układy MCY 74082N i MCY 64082N



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy 
Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania

Temperatura lutowania:
- ręcznego /max. Ąs/
- automatycznego 
Maksymalna moc strat

PARAMETRY DYNAMICZNE /t ^=25

UDD - ° ’ 5 * +2° V
U I ~°>5 - UDD + °> 5 V 
Ij + 10 mA
tamh 0 * 70°C /MCY 74.../

-40 r 85°C /MCY 64.../

^ t g  “ 5 5  -  1 2 5 ° °

350°C
270°C

PD 500 mW

'C,tr=tf=20ns,CL=50 pFfRL=200 kQ /

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość Warunki
pomiaru
UDD [7]typ. max.

Czas propagacji z 
wejścia do wyjścia tPHL» ^PLH ns

12560
45

250
120
90

5
10
15

Cza3 zmiany stanu 
sygnału wyjściowego tTLR» "̂ THL ns

100
50
40

200
100
80

5
10
15

Pojemność wejściowa CI pE 5 7,5 -

rfUoD l r _
WE

G e n e ra to r 1

im pu lsów (vJ 1.x

1 X -pozos ta łe  wejścia
(*■) Uqd lub Uss

M X

i

y - h 
/- 1 0 %

ClI
T k *  l

t PHI

WY 
Odwracajapó

¿Uss WY
N ie odwracające

90%•r au/o
\5 0 %  7  .

t o

10%
tTLH

tpLH

r
:TLH

UDD 

■ 0V 

-UOH

UOL
f e t  IpHL U° H

Definicje parametrów dynamicznych



PARAMETRY STATYCZNE dla wszystkich układów

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość Warunki porn iaru

t . *> m m .
25°v tmax. uo W  i i M UDD Mmin. typ. max.

1 2 ' "41 p 7 ' 8' - -er 10 11

Spoczynkowy prąd 0,25 _ 0,01 0,25 7,5 — 0 ;5 5
0,5 _ 0,01 0,5 15 _ 0 ;10 10zasilania DD JOiA 1 _ 0,01 1 30 _ 0 ;15 15
5 - 0,02 5 150 — 0 ;20 20

0,64 0,51 1 am 0,36 0,4 0 ;5 5Prąd wyjściowy
I O T

mA 1 , 6 1,3 2 ,6 - 0,9 0,5 0 ; 1 0 10
w stanie niskim U L »

*#2 3,4 6 ,8 — 2,4 1,5 0 ;15 15

-0,64 -0,51 -1 _ -0,36 4,6 0 ;5 5Prąd wyjściowy
T -2 -1 , 6 -3,2 — -1,15 2,5 0 ;5 5

w stanie wysokim OH I H / i -1 . 6 -1,3 -2 ,6 - -0,9 9,5 0 ;10 10
-4,2 -3,4 -6 ,8 — -2,4 13,5 0 ;15 15

0.05 0 0,05 0,05 _ 0 ;5 5Napięcie wyjściowe
TT \ r 0,05 0 0,05 0,05 am 0 ;10 10

w stanie niskim OL V 0,°5 — 0 0,05 0,05 - 0 ;15 15

4,95 4,95 5 4,95 ma o;5 5
Napięcie wyjściowe TT V 9,95 9,95 10 - 9,95 - 3;10 10

w stanie wysokim OH Y 14,95 14,95 15 — 14,95 0 ;  15 15

Napięcie wejściowe UIL V 1,5
3

- - 1 »5 3
1,5
3

0,5,*4,5
1 ;9

am 5
1 0w stanie niskim 4 ma am 4 4 , 1,5; 13,5 15

i
CD

i



PARAMETRY STATYCZNE c.d.

1 " T  " a ¿4 b / -- -tO 5 10 11

Napięcie wejściowe 3,5 3,5 3,5 0,5,*4,5 5
w stanie wysokim UIH V 7

11
7

11
mm

mm

«w 7
1.1.

1 ;9 
1,5;13,5 -

10
15

Prąd wejściowy II <“A +0,1 - +10~5 +0,1 ±1 » - 0 ;18 18

V - N,

v t . = 0°C, t ov = 70°C dla serii MCY 74000Nsan. T max,
t . =-40°C, t = 85°C dla serii MCY 64000Nmm. ' max.

UV/AGA :

E.zystkie nie wykorzystane wejścia powinny być .odpowiednio spolaryzowane
poprzez podłączenie do UgS lut U ^.
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WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zaleca się stosowanie gąbki 
p zewodzącej, folii aluminiowej i innych materiałów przewodzą-- 
cych.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 
uziemiających o rezystancji 1 Mil do ziemi, uziemienie stołu 
montażowego, uziemienie narzędzi montażowych /jak lutownica 
itp./. Niedozwolony jest montaż i demontaż układów pod napię
ciem na którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z 
masą /U^g/ lub zasalaniem AJDq / odpowiednio do pełnionej fun
kcji logicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa 
tel. 435401
tlx 815647 Druk ZOINTE ITE zam.M|/84 n . A Q 0 0
Cena 30 zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE Maj 1984
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DWUKROTNA PARA KOMPLEMENTARNA MCY 74007N
Z INWERTEREM MCY 64007N

Układy MCY 74007N, MCY 64007N zawierają 3 n-kanałowe oraz 3 p- 
-kanałowe wzbogacane tranzystory MOS. Przez wprowadzenia dostępne 
są po dwa tranzystory n- i p-kanałowe oraz inwerter CMOS /rys.1/

in
C
6■J
<vj

e*Z5A

------------------- 1

S A K

k e v e

JOTAO T

cEin
<

038 min
0,59max

r i  r i  r i  r i  r i  r i  r “1

-
s

6Oc in
«SJWJUiS,J n.COHUJ

LJ L J  L

D-
J  LjJ L

20,32max
J LJ  L 3

L
f i -i

b
Y'

, I

_Q2 0 mi
■

n
Q36max 

. e,-7,62

Rys. 1. Obudowa typu CE70

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A
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Układy są przeznaczone do pracy w zespołach:
- inwerterów,
- kształtowania impulsów,
- wzmacniaczy liniowych,
- wzmacniaczy o dużej impedancji wejściowej,
- bramek transmisyjnych,,
- bramek funkcyjnych.
Cechy charakterystyczne:
- zakres napięć zasilania 3t 18 V,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 
elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki.wyjściowe w stanie niskim 
i wysokim,
- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L, 1-TTL-LS lub 2-HTL,
- typowy margines szumów: 0^5 V przy = 5 V, 1 V przy
UDD = 10 V' 1 V przy UDD = 15 V*
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa typu CS-70. 

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
a

-0,5 + + 20 V 
-0,5 + UDD + 0,5 V

i 10 mA

0 + +70°C dla MCY 74007N, 
40 + +85°C dla MCY 64007N

-55 ♦ 125°C

350°C 
270°C

500 mW

Napięcie zasilania UDD
Napięcie wejściowe U-̂
Graniczny prąd j
wejściowy I
Zakres temperatur .
pracy amb
Zakres temperatur .
przechowywania stg
Temperatura lutowania: tsQ^
- ręcznego /max. 4 s/
- automatycznego
Całkowita moc p
rozproszona tot
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°piC ' lJ 14]UC0 -UDD - napięcie zasilania +

sp1[ 2 13 USS - napięcie zasilania -
G - bramka

g2[ 3 12 J°N/P3
d n - dren tranzystora n-kanałowego

SN2[ 4 11 >raDP - dren tranzystora p-kanałowego.

DnC
mm

5 10 ]°3 SN - źródło tranzystora n-kanałowego

SP - źródło tranzystora p-kanałowego
6 9 JSN3

“ss[ 7 8 ]0N1

Rys*2-Konfiguracja i onis wvnro-wadzeń układu MCY 74007NtMCY 64007N

r

G1

13 _  
DP1

N
DNI

2 _
SP2

h * -

1 _  
DP2

11

N
G2  

3 "
G N 1

4
DNI
5

~SP3Upp 1̂ .

h *- I

12

N
G3_
10

DN/P3|

I 
I

USS|7
SN 3____|
9

Rys. 3. Schemat funkcjonalny układów MCY 740G7N, MCY 64007N



Tabela. 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE
* Wartość Warunki pomiaru

Nazwa parametru ' Symbol Jedn. tmin 25°C t *) Uo ' UI DD
min. typ- max. [VI [V] [VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11

-Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD ^uA

0,25
0,5

1
. 5

-
0,01
0,01
0,01
0,02

0,25
0,5

1
5

7,5
15
30
150

-
* *) 

0; 5
0 ; 1 0
0;15
0; 20

5
10
15
20

Prąd vryjściowy 
w stanie niskim T OL mA

•0,64
1 , 6
4,2

0,51
1 ' ?3,4

1
2 ,6
6 ,8

-
0,36
0,92,4

0,4
0,5
1,5

0? 5 
0 ; 1 0 
0; 15

5
10
15

Prąd wyjściowy 
w stanie.wysokim mA

-0,64
-2

-1 , 6
-4,2

-0,51-1 , 6
-1,3-3,4

-1-3,2
-2 ,6
-6 ,8

- -0,36 
-1,15 
-0,9 
—2 ,4

4,6
2.5
9.5 

13,5

0 ; 5 
0 ; 5 
0 ;10 
0j15

5
5

10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V

0,05
0,05
0,05

- 0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05 mm

0 ; 5 
0 ;1 0  
0,15

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U O U

V 4.95
9.95 14,94

4.95
9.95 

14,95
5

10
15

- 4.95
9.95 

14,95
- 0; 5 

0 ;10  
0; 1 5

5
10
15



1 2 •3 4 5 6 7 8 9
I .i. ŁA 

10 11

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V 1

2
2,5

- - 1
2
2,5

1
2

2,5
0,5;4,5 

1,9 
1,5;13,5

«■» 5
10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH ' V

4
8

12,5
4
8

12,5
- 4

. 8 
12,5

0,5?4,5 
1 ;9 

1,5 J13,5
- 5

10
15

Prąd wejściowy *1 yUA ¿0,1 - ¿1 <T5 ¿0,1 ¿1 mm 0J18 1 Q

Uwaga: wązystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez
podłączenie do Uss lub UDD*

t , =» o°c, tmin * max » 70°C dla serii MCY 74...N
t . =* -40°C, t min ' max - 85°C dla serii MCY 64...N

łtłi) „; oznacza ’’lub"
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«i

Ovarte wprowadzenia v grupach 
(14,2,11) j(S, 13); (1,5) J (7,4,9)
Poćróóny imrsrter

c)
6 i
3 < 
10 <

Ovarte vycrovadzenia w grupach
(1,12,13)1(2,14,8)5(5,9 )
Trzyvejsclova fcraska NAKD

e)
WE 12 * - o—{WY)

WE S J  
STER.

2 WY, 
ÍWE,)

11 *Y2
{WE21

Wyprowadzania zvarte v cruzach 
' (2,9)?(11,4)|(St13,10)}

IVuvejáciovy rultlpiekser/de- multiplekser

5
3
10

u.a
v grupach (1 3,2): 
(1,11)7(12,5,3);{7,4,9)
Trzyvelscícva hrarka 
MOR

dl

as o-
3

2 o 4-~-

WE
10

WY-C"!"7

as

O

7 YSS

wyprowadzenia zwarte 
v grupach (1', 1) j (3,9)
Bufor trzYStanovy

-Rys, 4 ,  Przykładowe cas tos ovar, ia układu MCY 74007a f MCY S4007N
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Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETR» DYNAMICZNE /t , = 25°C, 
t « tf - 20 ns, CL » 50 pF, RL = 200 kQ / 31110

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość Q —
 

Q 
>typ. max.

Czas propagacji przy zmianie 
sianu logicznego:
- z wysokiego na niski
- z niskiego na wysoki

*PHL
*PLH ns

55
30
25

110
60
50

5
10

15
Czas transmisji sygnału na 

wyjściu przy przejściu:
- z poziomu wysokiego na niski
- z poziomu niskiego na wysoki ^THL

TLH
nS

100
50
40

200
100
80

5
10

15
Pojemność wejściowa CI • pF 10 15 -

WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane-w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane stosowanie gąbki 
przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów 
przewodzących.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 
uziemiających o rezystancji 1 MO do ziemi, uziemienie stołu 
montażowego, uziemienie narzędzi montażowych'/np. lutownica/. 
Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem na 
którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 
/u33/ lub zasilaniem /UDD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 
logicznej.
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Ś m IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

4-BITOWY PEŁNY SUMATOR RÓWNOLEGŁY
MCY 74008N 
MCY 64008N

Układy MCY 74/64008N zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 
p i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS-CMOS/.
Układy te służą do sumowania dwóch 4-bitowych argumentów z u- 
względnieniem przeniesienia wchodzącego na sunuwaną tetradę 
z jednoczesną generacją przeniesienia wychodzącego z sumowanej 
tetrady«
Układy MCY 74/64008N składają się z dwóch bloków; tj. bloku su-, 
mowania i bloku szybkiego przeniesienia równoległego«
Blok sumowania składa się z czterech połączonych równolegle 
pełnych sumatorów posiadających właściwość szybkiego przesyła
nia sygnału przeniesienia dla danego sumatora ze stopnia po
przedniego.. Blok szybkiego przeniesienia równoległego służy

AA 1
O .... TT

B3
Ł

‘A 3
3 z  z
4 00 co

B2 o  o

A2
5 O  o

6 O- CD
81 >  >
A1

USS

7
JL

O  o  
Z  Z

16.
15_
1±
11
11
H_

JO

9

UOD
BA
CO

SA
S3

S2
S 1

CI

A1 + A4 
B1 * B4

CI
S1 ♦ S4

CO

wejścia bitów sumowanych,

wejścia przeniesienia, 
wyjścia 4 bitów sumy, 
wyjście przeniesienia.

Rys. 1 Opis i układ wyprowadzeń

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A
— — m m m  ntnmiim m m m — — i— m m m — ■m m m m m m m — — — — i



do szybkiej generacji sygnału przeniesienia sumowanej, tetrady 
co umożliwia działanie z dużą szybkóścią jednostki arytmetycz 
nej zbudowanej z kilku sumatorów MCY 74/64008N.
Cechy charakterystyczne sumatorów MCY 74/64008N:
- zakres napięcia zasilania - 3 * 18 V,
- wszystkie wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 
e1 ektro statyc znym,
- symetryczne charakterystki wyjściowe w stanie niskim 
i wysokim,
- obudowa plastykowa 16-wyprowadzeniowa,
- typowy margines szumów: 1 V przy = 5 V, 2 V przy
UDD = 10 V, 2,5 V przy UDD = 15 V.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe U^
.Graniczny prąd wejściowy 
Zakres temperatur pracy ’

-0 , 5 ♦ +20 V
-0,5 V + UDI) + 0,5 V

i 10 mA
0 + 70°C dla MCY 74008N, 

-40 + 85°C dla MCY 64008N
Zakres temperatur
przechowywania t ,sxg
Temperatura lutowania: ^sol
- ręcznego /max. 4 s/
- automatycznego
Maksymalna moc strat .* P^

-55 + +125°C

350°C
270°C
500 mW
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TABELA STANÓW
AN BN CN co SN
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 1
1 1 0 1 0
0 0 1 0 1
1 0 '1 1 0
0 1 1 0
1 1 1 , 1 1

BA

AA
B3

A3

82

A2

B1

A1

Blok 
przeniesienia  
równoległego

Z  A

£ 3

Z  2

£ 1

■co

— SA

-S3

S2

-S1

CI

Rys. 2 Schemat funkcjonalny 4-bitowego pełnego sumatora równo-
■ ległego MCY 74008N, MCY 6Av008N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Symbol J edn. tmiń
Wartość

t *> max
Warunki pomiaru •

25°C Uo
m

UT UDD
mmin. typ. max. ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 0,04 5 150 0 5 5
10 — 0,04 10 300 _ 0 10 10Spoczynkowy prąd zasilania IDD /uA 20 0,04 20 600 — 0 15 15

100 r ■ 0,08 100 3000 - 0 20 20
1 • < * 0,64 0,51 1 • ^ 0,36 0,4 0 5 5Prąd wyjściowy w stanie 
niskim J0L mA 1 , 6 1,3 2 ,6 - 0,9 0,5 0 10 10

■ 4,2 3,4 6,8 2,4 1,5 0 15 15
-0,64 -0,51 -1 - -0 ,3 6 4,6 0 5 5

Prąd.wyjściowy w stanie T mA -2 -1 , 6 -3,2 - -1,15 2,5 0 5 5
wysokim OH -1 , 6 -1,3 -2 ,6 «ar -0,9 9,5 0 10 10

-4,2 -3,4 -6 ,8 mm -2,4 13,5 0 15 15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V

0,05
0,05
0,05

mm 0 

o 
■ 0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05 mm

0
0
0

5
10

15

5
10

15



Tabela .£ Cęd,,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V

4.95
9.95 
14,95

4.95
9.95 
14,95

5
10

15

4.95
9.95 

14,95
1

0 ; 5 
Ó ; 10  

0;15

5
10

15

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V

1

3
4

4R>

09

•es

1

3
4

1

3
4

4,5
9
13,5 tea

5
10

15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V

■3,5
7

11

7
11

- -

3,5
7

11

0,5
1

1,5
-

5
10

15

Prąd wejściowy TI yuA ¿0 ,1 - iio- 5 ¿0 ,1 ¿1 - 0;18 18

Uwaga? Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 
podłączenie do Ugg lub U^-.

» 0°C, tmax « 70°C, dla układów MCY 74008N, 
t i n  » -40°C, troax =  85°C dla układów MCY 64008No

8
U l

e



Tabela 2 PARAMETRY DYNAMICZNE /t , = 25°C, t = t,= 20 ns, 
CL= 50 pF, Rl= 200 kPu/ amD r 1

Nazwa parametru Symbol J edn. Wartość % > wmin. typ. max.

Czas propagacji
AN/EN do SN 

•

400 800 5
- 160 320 10

- 115 230 15

Czas propagacji 
C1 do SN

- 370 740 5

^HL'
- 155 310 10

ns
- 115 230 15

Czas propagacji 
AN/EN do CO

"hpLH - 200 400 5
- 90 180 10

* - 65 130 15

Czas propagacji 
C1 do CO

- 100 200 5
- 50 100 10

- 40 80 15

Czas transmisji sygnału 
na wyjściu

- 100 200 5
THL* ns - 50 100 10
TLH

mm 40 80 15
Pojemność wejściowa CI PF - ' 5 7,5 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01 
tlx 815647
Cena 60 zł Druk Z0INTE *TE zam. 4t ?■ /86 n. & 0 0

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

PRŻERZUTMIKI CMOS
• A

Podwójny przerzutnik typu "D,ł 

Podwójny przerzijtnik typu "JK"

MCY 74013N 
MCY 64013N
tfCY 74027N 
MCY 64027N

Układy zawierają po dwa niezależne przerzutnik! MASTER-SLAVE 
wyzwalane zboczem dodatnim impulsów zegarowyoh,
Przerz.utnik "D" ma niezależne wejścia danyoh /D/, ustawia
nia /S/, kasowania /R/f zagara /Cl/ i komplementarne wyjścia
/Q  i  Q /{ ...
Przerzutnik "JK" ma niezależne wejśoia J, K, ustawiania /S/, 
kasowania /R/, zegara /Cl/ i komplementarne wyjścia /Q i Q//
Obydwa typy przerzutników mają parametry dopuszozalne i sta- 
tyozne takie same Jak układy serii MCY 74000N, MCY 84000N. 
Obudowy są plastykowe t
- MCY 74013N, MCY 64013N - 14-wyprowadzeniowa CE70f
- MCY 74027N, MCY 84027N - 16-wyprowadzeniowa CE7i.

Q1
*1CU
R1Dl
USS'

1 -----C7------ 14.
13.

_3_ Z Z 12
cn or~ r- 11OO

5 •J- '4- t-> <o 1£L
6 >- >- J _«MW

o  u7 Z Z X

UDD
2̂q2

Cl2
r2
d2
S2

Układy wyprowadzeń przerzutników MCY 74013N, MCY 84013M
i MCY 74027N, MCY 64027N

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA



SCHEMATY FUNKCJONALNE I OPIS WYPROWADZEŃ
MCY 74027 N, MCY R', ; J /iL

MCY 74013 N, MCY 64013 N

Ql
C)i

1Q 2 

92

§ 

Q 1

q2

Q 2

MCY 74027N, MCY 61027N

MCY 74013N 
MCY 64013N

CL D R s Q Q

j f .0 0 0 0 i

X 1 0 0 1 0

" V
\r 0 0 Q Q

V X 1 0 0 •J

Y yJ V. 0 i i 0

X V
XV

AjL 1 i
.i. 1

CI, J IC s R <it n +1 | . n +1

Ś 1 X 0 0 0 iJL 0

y X 0 0 0 1 i 0

s 0 X 0 0 0 0 AX.

l i X i 0 0 i . 0 1

a X X 0 0 X ‘ ‘ t l i Tkn

X X X i 0 X 1 0

X YiY. X 0 1 X 0 i

X. a r. A X 5. 1 X 1 1
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PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE
t , « 25' C ,  t ■ t. * 20 ns, C, » 50 pF, Rr = 2 Q 0  k Q  amb 9 v f L L

Parametr Symbol Jedn. Wartość
u rvj0D L Jmin, typ. rnax.

...... 1 •......... 2 5 4 U (i '7(
Zegar do wyjścia 

£  >Q i So
1 PUL * 
tPlJI ns

150 300 5
— G 5 130 10

4 5 . 90 15
bjDco Set do QPto i reset do Q 
Pu

tPOI ns
— 150 300 5

G5 130 10
' — 45 90 15to«s Set do Q 

° i reset do U t pul ns
mm 200 400 5
— 85 170 10
—* 60 120 15

Czas transmisji przy 
przejściu ze stanu 
niskiego na Y/ysoki 
i odwrotnj o

tTLII’
tTHL

ns
mm 100 2 00 5

50 100 10
mm 40 80 15

Maksymalna często
tliwość zegara 
na wejściu^)

fcp max MTIz
3,5 7 mm 5

8 16 mm 10
12 21 mm 15

Minimalna szerokość 
impulsu zegarowego t  y/CLK ns

mm 70 140 5
mm 30 60 10
mm 2 0 40 15

Minimalna szero
kość impulsu set 
i reset ns

mm 90 130 5
mm 4 0 80 1 0
mm 25 50 15Czas wprowadzania 

danych przed Impul
sem zegarowym 
MCY 74013N 

■ MCY 64013N ls
ns

mm 20 40 5
mm 10 20 10
- 7 15 15

Czas wprowadzania 
danych przed impul
sem zegarowym 
MCY 74027N 
MCY G4027N

ns
mm 1 0 0 200 5
mm 35 75 10
— 25 50 15
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PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE c.d.
1 2 3 4 5 6 7

Czas narastania 
i opadania sygnału 
zegarowego

tr

tf
^rUS -

15
4
1

5
10

15
’Pojemność wejściowe 
/każde wejście/ ci pF 5 7,5

tr» t^ = 5 ns dla sygnału zerowego

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
Tel. 435401 
Tlx. 815647
1985 PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
Cena 40 zł Druk ZOINTE ITE zam. /85 n.



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

BILATERALNE KLUCZE ANALOGOWO-CYFROWE MOS MCY 74016N
POCZWÓRNY KLUCZ ANA-LOGOWY/MULTIPLEKSER MCY 64016N

Układ składa się z czterech niezależnych kluczy, które mogą 
pracować w układach sterowania analogowych lub cyfrowych. 
Podstawowym jego przeznaczeniem jest praca w układach bramku
jących, dyskryminatorach, modulatorach, demodulatorach i uk
ładach logicznych CMOS..
Cechy charakterystyczne MCY 74016N., MCY 64016N to:
- stosunek napięcia na wyjściu w stanie włączonym do napięcia 
na wyjściu w stanie wyłączonym typowy - 65 dB /fIS = 10 kHz, 
RL = 10 kQ/,
- mały pozom przesłuchów pomiędzy przełącznikami: - 50 dB,
/fjS = 0,9 MHz, Rl = 1 kQ/,
-zakres napięć zasilania 3 + 18 V,
- duża impedancja wejścia kontrolnego 10 Q.f

- wszystkie wyprowadzenia zabezpieczone przed ładunkiem elek
trostatycznym /wyjątek: wyprowadzenia UDD i Ugs/,
- obudowa plastikowa 14-wyprowadzeniowa CE-70.

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A
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I/O

1 C

i—

H >

I ° 1  .
13

1 / 0-1
1

IC 2
5

l/02
A

IC3
6

$3
8

1 C4

-I/O4

12
1 1

Rys . 1

NU
3

CM

NO3 CO

NO3 -j-

0/1,

-0/1-

0/1

10
O/I4

USS = 7 

UDD = 1 i

Układ wyprowadzeń

0/1 1 C K lu c z

, 0 ° W y łą c z o n y

, 1 ' W fqc z on y

1/4 ukła du

Rys. 2 Schemat funkcjonalny multipleksera MCY 74016N,MCY 6401

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UDD
Napięcie wejściowe UI
Graniczny prąd wejściowy XI
Zakres temperatur pracy 
Zakres temperatur

^amb
0 * 

-4 0 *
przechowywania tstg
Temperatura lutowania:
- ręcznego /max* 4 s/
- automatycznego

^sol

-0,5 ł 20 V 
-0,5 * UDD + 0,5 V

¿10 mA
0 * 70°C dla MCY 74016N

-4 0 * 85°C dla MCY 64016N
-55°C ♦ 125^C

350°C
270°C

vO
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Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Sym*-
bol

Tedn
Wartości graniczne Warunki

pomiaru
(J ivl

t . x) m m
25°C t K) max

DI>J

min. tvn. max.
.......... i....... 2 3 4 5 6 7 8 ■ ą 1o

Spoczyn- 
ko v/y 
prąd za
silania

I DD ^uA

0,25 - 0,01 3,25 7,5
UIC=° V; UDD

uss = 0 v

5

0,5 - 0,01 0,5 15 10

1 - 0,01 1 30 15
5 mm 0,02 5 150 20

Rezys
tancja
włączo
nego
klucza

r on

6500 - - 7000 10000 UIC = UDD -
UIS “ 0 ' UDD 
RL = 10 kQ
uss = 0 v

5
1900 - - 2000 2600 10

790 - - 850 1250 15
Różnica 
oporności 
kluczy 
v/ jednej 
obudowie

aroi\: 0.

- - 15 - - UIC = UDD
UIS " 0 v UDD 
Rl = 10 kQ
uss - o V

5
- - 10 - - 10

mm - 5 - - 15

Napięcie 
v/e jściowe 
w stanie 
niskim

UILC V-

0,9 - - 0,7 0,4
^IS ̂  1 0^uA 
Uss = 0 V

5
0,9 - - 0,7 0,4 10

’ 0,9 - - 0,7 0,4 15 !

Napięcie 
wejściowe 
v; stanie 
Y/ysokim

UIHC V
3,5 3 ,5 - - .3 ,5

u s s  = 0  v

' 5
7 7 - mm 7 10

11 11 - mm 11 15

Prąd 
upływno- 
ści wejść 
■sygnało
wych

TLI£ yrUA ¿0,1 - ¿0,1 t l

UIC
UIS = 0 ;  18 V 
UQS = 0; 18 V
USS ■ 6  v

18

Prąd 
upłyvmo- 
ści Y/ejść 
sterują
cych

ILIC/UA ¿0,1 - ¿1<T5¿0,1 ¿1 UIC = 0; 18 \ 18
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Tabela 1 c.d.
" T ... 2 3 4 5 6 7 9 1o

Pojemność 
vejściowa 
wejść sy- 
gnałoY/ych

CIS pF - - 4 - - uicruss= - 5 v 5

Pojemność 
wejściowa 
Y/ejść ste
rujących

CI0 pF - - 5 7,5 - • •

Prąd
Y/yjściowy 
w stanie 
niskim

H O mi:

0,20 0,20

.. 1

1 - 0,12 UIC = 5 V
uos = °> 4 v

5

0,5 °,5 2,6 - 0,3
UIC = 1 0  V 
Uos - 0,5 v 10

1,5- 1,5 6,8 - 1 ■
UIC = 15 V 
Uos = 1,5 V
uss = UIS= 0 v

15

Prąd
Y/yjścioY/y 
w stanie 
Y/ysokim

I0H mA

0,2 0,20 1 - 0,12 UIC - UIS= 5 v 
U0S = A’° v 5

0,5 0,5 2,6 - 0,3 UIĆ = UIS=10 v
uos = v

10

1,5 1,5 6,8 - 1 UIC = UIS=15 v 
Uos = 13,5 V 15

Uwaga: Wszystkie nie v/ykorzystane Y/ejścla powinny być odpowie*:
dnio spolaryzowane przez podłączenie do Ugs lub U ^ .

K)tmin o°c, tmax 70°C dla układów MCY 74016N,

t u n  =-40°C- tmax 85°C dla układów MCY 64016N.
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Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t b * 25°C/

Nazwa
parametru

Sym
bol Jedr

Wartości
graniczne Warunki

u d d [v ]L
min«.typ. max. pomiaru

1 2 3 4 5 6 7 . 8

Maksymalna 
częstotliwość 
sygnału przy 
kluczu włączo
nym

fIS MHz 40

UIC - UDD 
Ugs = -5 V
UIS/p-p/ - 5 v
/fala sinusoid . 
wokół 0 V/
Uqs - spadek 3 dB 
RL = 1 kQ

Czas
propagacji
sygnału
kluczowanego

V ns

40 100 UIC “ UDD 
uIS = 10 V
/fala prostokątna 
wokół 5 V/
t = t^ = 20 ns
Rl = 200 kO.
CL = 50 pF
uss = o V

5

20 40 1,0

'16 30 15

Czas
propagacji
sygnału
kluczującego

tpc ns

35 70 Rl = 1 kQ 
CL = 50 pF 
tp = tf = 20 ns
uss -  0 V

5
20 40 1 0;
15 30 15

Maksymalna
częstotliwość
przełączania
klucza

fc MHz 10

RL = 1 kQ 
CL = 50 pF 
t = t^ = 20 ns 
Uss =»0 V

10
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Tabela 2. c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 '

Maksymalne 
zniekształ
cenia har
moniczne

hD % 0,4

UIC = UDD
uss = v
UIS/p-p/ = 5 v
/fala sinusoid, 
wokół 0 V/
f = 1 kHz
Rl = 10 kil

5
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IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

SYNCHRONICZNE LICZNIKI CMOS
5-BITOWY LICZNIK JOHNSONA 
4-BITOWY LICZNIK JOHNSONA

MCY 74017N, MCY 64017N 
MC Y 74022N,. MC Y 64022N

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 
p- i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznaczeniem 
Jest praca w układach cyfrowych automatyki, telekomunikacji i 
miernictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, gdzie wy
magany Jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na zakłóce
nia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zakres napięć zasilania: 3 ? 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem 
ładunkiem elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie 
niskim i wysokim,

- obudowa plastykowa 1 6-wyprowadzeniowa CE-83,
- typowy margines szumów: 1 V.przy UDQ » 5 V,

2 V przy UDD = 10 V, 2,5 V przy UDD = 15 V.

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A

    ■■■■ ■ EM ■ ■      i ■■■— f
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Obydwa rodzaje układów zawierają licznik Johnsona i konwerter 
kodu Johnsona. Na wejścia układów podawane są sygnały: zegaro
wy /CL/, zatrzymania licznika /CLINH/ i powrotu licznika do 
stanu początkowego /R/. Yfejścia sygnałów zegarowego /CL/ i 
zatrzymania liczników /CLINH/ wchodzą na blok z układem Schmit- 
ta,co pozwala na niestawianie wymagań na czasy narastania i 
opadania obydwu wchodzących.sygnałów.
Układy mają wyjście przeniesienia /CO/ oraz wyjścia zdekodowa- 
ne od "0” do ''N",tzn. od "O" do ''9". i od "O" do "7" w zależnoś
ci od typu układu:
MCY 74017N, MCY 64017N - są 5-bitowymi dziesiętnymi liczni

ka Johnsona,
MCY 74022N, MCY 64022N - są 4-bitowymi oktalnymi licznikami

Johnsona.

Schemat logiczny układów MCY 74/64017N
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Schemat logiczny układów MCY 74/64022N

Normalnie wyjścia układów znajdują się w stanie niskim, a zmia
na stanu z niskiego na wysoki zachodzi tylko w odpowiednim dla 
danego wyjścia takcie cyklu dziesiętnego lub oktalnego. Zmiany 
stanu na wyjściach następują tylko przy narastającym zboczu 
sygnału zegarowego, jeśli sygnały zatrzymania i powrotu liczni
ka do stanu początkowego znajdują się w stanie niskim. Wyjście 
pozostaje w stanie wysokim tylko dla jednego okresu sygnału ze
garowego. Układy są sprowadzane do stanu początkowego tzn. do 
pozycji 0 tylko wtedy, gdy sygnał powrotu licznika do stanu 
początkowego jest w stanie wysokim. Sygnał przeniesienia /CO/ 
kończy jeden okres 10 /lub 8/ cykli sygnału taktującego /zega
rowego/ i służy jako sygnał asynchroniczny do bezpośredniego 
taktowania następnych liczników w wielostopniowym układzie 
liczącym.
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Układy 74/64017N i 74/64022N są przeznaczone do pracy w  ukła
dach dzielników częstotliwości, układach binarnych liczników/de- 
•koderów, układach sterowania liczników/timerów. dzielników 
przez„Nj układach sterowania wyświetlaczami dziesiętnymi/oktal- 
nymi /w zależności od typu układu/ itp.

CL 14 CL Ai
C U N H  13. _ L , 1 * CUNH 13

R 15 A-,?" o*Q R 1 5

*7* JZ_, 3' '(/)
r- io V f

Udo=16

o
CD
'4-
r~~

>O
Z

- L . V

-Ł .6 *
■ Ł .7 '

1 1  .9 1

>0;c
1 ® 

9'55
X3 N M-O

1)00=16

Uss=8
Uss=8 12. CO

i<5*—
J 6

U d d . 1 1 1
W

J 6 u d o

J 5 R , 0 1 1 J 5 r

ro
|

■rO

J 4 C L j2 ', _3_ 2 J 4 C L
W 2 CM

J 3
4

y ±
r ^  * ■ 
o

J 3 C U N H , 5 ' _ 1 CM
O C L IN H

„ 6 ' J l
~4
CD J 2 CO .6 ‘ - L

CD J 2 CO

. r * .
fi
£
Z

J 1

J O

, 9 '

y

N C

« 3 " - Z -

«4

>
o
Z

J 1

J O

y

r

U ss~ _ 9 y c & 1
» _9_ N C

Rozkład i opis wyprowadzeń: CL-CLOCK - wejście zegarowe, CLINH' 
-CLOCK INHIBIT - wejście zatrzymania licznika, R-RESET - wejś
cie powrotu licznika do stanu początkowego /zerowania liczni
ka/, „OljN"- wyjścia zdekodowane licznika, CO-CARRY OUT - wyjścif 

. wyprowadzenia sygnału przeniesienia
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n n  r~i ru n  n .r u m16 9

-3 -

TUTU i l | | l 1
D=2Q32mox

8
TU TU

Obudowa typu CE83

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania UQD -0,5 r +20 V
Napięcie wejściowe Uj -0,5 V + UDD +-0,5 V
Prąd wejściowy 1^ +10 mA
Temperatura pracy ^amb 0 * 7°°^ /MCY 74.../

-40 + 85°C /MCY 64,../
Temperatura przechowywania “55 - +125°C
Temperatura lutowania:
- ręcznego /max 4 s/ 350°Q
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat PD 500 mW



PARAMETRY STATYCZNE

cNazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość Warunki pomiaru

t X) min
25°C

"tm'ax
U0 UIW UDD

min* typ. max. h
1 2 y,. 4 L' 5" b .7 ' 6 9 ió ii

Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD <uA

5
10
20

100

mm 0,04-
0,04
0,04
0,08

5
10
20

100

150
300
600

3000
-

0;5 
0 ;10 
0 ;15
0 j20

5
10
15
20

Prąd wyjściowy w 
stanie niskim J0L mA

0,64
1 , 6
4,2

0,51
1.33.4

1
2 ,6
6 ,8

- 0,36
0,9
2,4

0,4
0,5
1,5

0 j5
0 ;10
0;15

5
10
15

Prąd wyjściowy wV
stanie wysokim ■̂ OH mA

-0,64
-2
-1 , 6

2

-0,51-1 , 6
-*1,3-3,4

-1
-3,2
-2 ,6
-6 ,8

-0,36
-1,15
U),9-2,4

4,6
2.5
9.5 
13,5

0;5
0;5
0 ;10
0;15

5
5

10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V 0,05

0,05
0,05

- 0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

0 j5
0 j10
0j15

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
v; stanie wysokim U0H V 4.95

9.95
14.95

4.95
9.95 
14,95

5
10
15

0 9 4.95
9.95
14.95 -

0j5
0 j10
0;15

5
10
15



PARAMETRY STATYCZNE c*d.

4 1 2 3 . 4 ’. •3 ■ 7 •:e ..y  “ 10 ----1 1..
Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V 1,53

4-
- r4 ,

1,5
3
4 .

4,5
9

13,5 -
5

10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V

5,5
7

ri
5,5
7

11 «9»
- 3,5

7
1.1

0,5
1
1,5

-
5

10
15

Prąd wejściowy II ,uA +9,1 - +1 0 " 5 +9,1 +1 - 0 j18 18

UWAGA:
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolary 
przez podłączenie do Uss lub U ^ ,

X] _
^in.“ 0 C» tmax . 13 70 C dla ul£ładów MCY 74017N■, MCY 74022N,

W -  “40°c* W .  - 85°c dla ' * * * *  MCY 64017N* M C Y  64022N-

zowane
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PARAMETRY DYNAMICZNE 
Aamb ” 25°C, tp « tf * 20 ns, CL =* 50 pF, « 200 kQ/

Wartość UD D ®Nazwa parametru Symbol Jedn. min.' typ. max.
1 2 ..... T "4’" 5 6 " 7

Czas propagacji 
CL do wyjścia "N"

tPHL'
tPLH

ns mm

325
135
85

650
270
170

5

10

15

CL do CO
tPHL#
tPLH

ns
mm 300

125
. .80

600
250
160

5 ■ 
10 

. 15. .

R do wyjścia nN" tPHL?
tPLH

ns
ma

265
115
85

530 
230 * 

. 1.70

5
10

15

R do CO tPHL?
tPLH

ns
mm

265
115
85

530
230
170

5
10

15

Czas narastania 
i opadania sygnału r 
wyjściu "N" lub CO

^THL*
tTLH

ns
-

100
50
40

200

100

80

5
10

15

Minimalna szerokość 
impulsu CL wmin.

ns
-

100

45
30

200

90
60

5
10

15

Minimalna szerokość 
impulsu R wmin.

ns
•a 130

55
30

280
110

60

5
10

15
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/PARAMETRY DYNAMICZNE c.d.

1 "2 3 4 — 3--- ■ "6. 7...
Minimalny czas usu 200 400 5
nięcia impulsu R t • ns 140 280 10
przed wprowadzeniem rem

75 150 15
impulsu CL

Czas wprowadzenia - 115 230 5
sygnału CLINH przed ts . ns - 50 100 10

ustaleniem sygnału C min. . 35 70 15

Maksymalna 2,5 5 - 5
częstotliwość •̂ CL ' MHz 5 10 - 10

zegara ^  max. 5,5 11 - 15

Pojemność wejściowa CI-i
pF mm 5 7,5 -

Przebiegi czasowe dla MCY 74/64017N
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CL

CUNH
r \ j

i---^

/ . \
R \

L /0 ' ' 0 y

\' 1 s 

/

\L— 1 - 

it 2 N 

_/

' 2 '\
' 3 '

. >

\ 3
i 4 \

 ̂ 5 '\
f  6 ' >

>

\
! 7 s 

!

\

\
,, ,, s ••

Przebiegi czasowe dla MCY 74/64022N

Definicje czasów ustalenia, przetrzymania i opóźnienia propa
gacji dla układów MCY 64/74017N i MCY 64/74022N
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INFORMACJA O ZASTOSOWANIACH

S top ień  pierwszy S topnie środkowe S top ień o s ta tn i

Sposób powiększenia liczby stopni o zdekodowanych wyjściach dla 
MCY 74/64017N i MCY 74/64022N. Wyjścia są zdekodowane kolejno 
w każdym stopniu i od stopnia do stopnia, bez czasu opóźnienia 

/z pominięciem czasu'propagacji/
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Dzielnik przez N /N < 10/ z N zdekodowanymi wyjęciami

Przedstawiony na rysunku układ dzielnika przez li działa w spo
sób następujący. Gdy na N-tym zdekodowanym wyjściu licznika 
/typ MCY 74/64017N lub MCY 74/64022N wchodzący na wejście prze- 
rzutnika R-S zbudowanego z bramek NOR MOY 74/64001N/ nastąpi 
zmiana be stanu niskiego na wysoki, to na wyjściu tego prze- 
rzutnika /połączonym z wejściem R/RESET/ licznika/ pojawi się 
również stan wysoki powodujący przejście licznika do stanu po
czątkowego. Licznik zaczyna liczyć od zera. W tym samym cza-. . 
sie na "0” zdekodowanym wyjściu licznika następuje zmiana ze 
stanu niskiego na wysoki. Zmiana stanu z niskiego na wysoki na 
N-tym wyjściu licznika o numeracji > 6 /dla MCY 74/64017N/ lut 
o numeracji .̂5 /dla MCY 74/64022N/ powoduje na wyjściu prze
niesienia tego licznika CO /CARRY OUT/ zmianę stanu z niskiego 
na wysoki. Wtedy sygnał przeniesienia podawany jest na wejście 
zegaro?/e licznika MCY 74/64017N lub MCY 74/64022N następnej 
sekcji układu. Jeżeli natomiast N-te wyjście licznika jest o 
numeracji <6 /dla MCY 74/64017N/ lub o numeracji < 5 /dla MCY 
MCY 74/64022/ wyjście przeniesienia licznika CO /CARRY OUT/ 
pozostaje w stanie wysokim. Na wyjściu CO licznika nie ma więc 
zmiany stanu, gdy następuje zmiana stanu z niskiego na wysoki 
na N~tym zdekodowanym wyjściu licznika. W tej sytuacji wyjście
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to nie może spełnić funkcji przeniesienia, może natomiast być 
wykorzystanę do taktowania następnego licznika w układzie. 
Jednoczesne wystąpienie stanu niskiego sygnału taktującego CL 
/zegarowego/ na wejściu przerzutnika R-S i stanu wysokiego na 
"O" zdekodowanym wyjściu licznika spowoduje pojawienie się sta
nu niskiego i włączenie licznika na wyjściu przerzutnika R-S.

WYMAGANIA DODATKOWE 
Przechowywanie i transport w y ro b u

Układy powinny być przechowywane w sposćb zapevmiający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zaleca się stosowanie gąbki 
przewodzącej, folii aluminiowej lub innch materiałów przewodzą
cych.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 
uziemiających o rezystancji 1 Mf2 do ziemi, uziemienie stołu 
montażowego, uziemienie narzędzi montażowych /np. lutownica/. 
Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem 
na którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z ma- 
są /Uss/ lub zasilaniem /UDD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 
logicznej.
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POCZWÓRNY DWUKANAŁOWY SELEKTOR DANYCH MCY 74019N
/MULTIPLEKSER/ MCY 64019N

Poczwórny dwuwejsolowy cyfrowy selektor danych MCY 74019N i 
MCY 64019N składa'się. z czterech 2-kanałowych multiplekserów 
/wejścia A i B, wyjścia D/ ze wspólnymi wejściami sterującymi 
KA i KB. Stan wysoki na wejściu KA /przy KB = "0" log./ powo
duje wybranie informacji z kanałów A /wejścia A1 A4/, nato
miast stan wysoki na wejściu KB /przy KA = "0" log./ powoduje 
wybranie informacji z kanałów B /wejścia.B1 - B4/. Jednoczes
ne podanie stanów wysokich na wejścia KA i KB realizują funkcję 
czterokrotnej dwuwejściowej bramki OR /DN = AN + BN/.
Układy MCY 74019N'i MCY 64019N należą do grupy bramek złożonych 
według klasyfikacji.profesjonalnych układów CMOS serii MCY 64/ 
/74000N. Parametry ioh są zgodne z parametrami układów tej gru
py. Posiadają one również obudowę plastykową typu CE-71 z 16- 
-wyprowadzeniami. Zakres napięć zasilania wynosi 3 - 18 V.

VJ 16B4 — 1 — udo
A3 — 2 15— A4
B3 — 3 14 — KB
A2 — -4 z zCD CD 13 — D4 =A4•KA * B4 KB
B2 — 5 f— r~O O 12 — 03 =A3 •KA* B3 •KB
A1 — 6 to 11 — 02 =A2•KA♦B2•KB
B1 — 7 >- >- 10 — 01 =A1 • KA* B1 - KB
USS — 8 9 — KA

Rys. 1. Układ wyprowadzeń MCY 74019N, MCY 64019N

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA



S)  i  >

AN o -
(6 ,4 ,2 ,15)

BN o-
f 7.5.3,1)

O

(16) UDD 

( 8)USS

— o DN 
10,11,12,13)

T a b lic a  s ta n ó w

KA KB AN BN DN'
0 0 X X 0 '
1 0 0 X 0

1 0 1 X 1 ••
0 1 X 0 0

0 1 X 1 1

1 1 1 X 1

1 1 X 1 1

1 1 0 0 0

Stan  dow olny

Rys. 2. Schemat logiczny 1/4 układów MCY 74019N,MCY 64019N
oraz tablica stanów

PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE /przy tQmb = 25°C, tr*-tf=20 r
CL = 50 pF, Rj = 200 ki

Parametr Symbol J edn. Wartość Warunki j 
pomiaru
UDD W\ typ max

Czas propagacji z 
wejśoia do wyjśoia tPHL» tPLH ns

150
60
50

300
120

100

5 . 
10 

15
Czas narastania i 
czas opadania sygna
łu wyjśoiowego

tTLH» tTHL ns
100

50
40

200

100

80

5
10

15

Pojemność
pP

5 7,5
wszyst
kie wej
ścia A 
i_B___

wejściowa
1 0 wejścia 

KA i KB
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MCY74019N Y  lu b  równoważny

R e j e s t r  „B"

1 Q1 1 1 q2
0 1 0

|MCY_74013N lub równj|MCY_7A013N l u b r ó w n j  [M£Y_740

R e j e s t r ,  ,A"

MCY74013N lub ró w n j  [MCY 74013N lub rown j

o ii *

Rys. 3. Definicje parametrów dynamicznych 

PRZYKŁADY TYPOWYCH' ZASTOSOWAŃ MULTIPLEKSERA

Generator
impulsów

Rys. 4. Czerokanałowy selektor



W ejścia
przesunięcia

w prawo
 (KB)

S e le k c ja  
p rzesun ię c ia  
w prawo

W e jś c ie  
p r z e s u n i ę c i a  
w lewo

( K A )
S e l e k c j a  
p r z e s u n ię c ia  
w le wo

W y jś c ie  
p r z e s u n i ę c i a  
w l ewo

Wyjście
p rz e s u n ię c ia  
w prawo

^MCY 7 *0 1 3  N lub  równoważnylu b  ro w n o w a ż n



MCY 74 0 0 1 N 

lu b
równoważny

MCY 74001N 

lu b  

r ó w n o w a ż n y

MCY 74001N 

lub

| równoważny

MCY 74001N lub  r ó w n o w a ż n y

A3-B3 A4®84A l - B i  A2 0 B 2 A2 • B2 A30B3A1 ©B1
Tabl ica s tanów

MCY 740 19N lub
ró w now ażny

K [•]

Rys. 6. Czterokanałowy selektor AND/UR/EX-OR



-  6 ~

(MCY 74013 J l^^740J3N l u b  równ.lu b  rown

lu b  równoważny

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
teł. 435401
tlx 81564? Druk ZOINTE ITE żarn. /85 n.
Cena 60 zł PRAWO REPRODUKCJI ZAjTEZEŻCNK 19-

Rys.7. Czterobitowy selektor słowo - uzupełnienie

i S e l e k c j a  
"| (KB) 

[uzupełnienia 
s łowa=> l UW U

MCY 74019 N

Se lekcja
i kń r-------



jjgg  l N  S T Y  T U T  T E C H N O L O G U  E L E K T R O N O W E J

. 1 4 -  i  1 2 - STOPNIOWE L I C Z N I K I  BINARNE CMOS

MCY 7 4 0 2 0 N , MCY 6 4 0 2 0 N  
MCY 7 4 0 4 0 N , MCY 6 4 0 4 0 N

U k ł a d y  MCY 7 4 0 2 0 N ,  MCY 7 4 0 4 0 N , MCY 6 4 0 2 0 N  i  MCY 6 4 0 4 0 N  w y k o n a n e  

sę  w t e c h n o l o g i i  CMOS z  b r a m k ę  a l u m i n i o w ę .  Z b u d o w a n e  s ę  z  t r a n 

z y s t o r ó w  w z b o g a c a n y c h  p -  i  n - k a n a ł o w y c h , w y t w o r z o n y c h  na  j e d n e j  

p ł y t c e  m o n o k r y s z t a ł u .  I c h  p o d s t a w o w e : ,  p r z e z n a c z e n i e  t o  p r a c a  w 

u k ł a d a c h  s t e r o w a n i a  l i c z n i k ó w ,  t i m e r a c h ,  d z i e l n i k a c h  c z ę s t o t l i 

w o ś c i  i  u k ł a d a c h  o p ó ź n i e n i a  c z a s o w e g o .

R y s .  1 .  W y m i a r y  o b u d o w y  t y p u  C E - 7 1

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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U k ł a d y  s p e ł n i a j ą  f u n k c j ę  1 4 -  i  1 2 ~ s t o p n i o w y c h  l i c z n i k ó w  b i n a r 

n y c h ,  a s y n c h r o n i c z n y c h  z  m o ż l i w o ś c i ?  z e r o w a n i a .  Z a s t o s o w a n i e  

na  w e j ś c i u  u k ł a d u  S c h m i t t a  z a p e w n i a  p o p r a w n ą  p r a c ę  u k ł a d ó w  prz 

d o w o l n y c h  c z a s a c h  n a r a s t a n i a  i  o p a d a n i a  - i m p u l s ó w  w e j ś c i o w y c h .  

U k ł a d  MCY 7 4 0 2 0 N ,  MCY 6 4 0 2 0 N ,  s k ł a d a  s i ę  z  1 4  p r z e r z u t n i k ó w  

t y p u  m a s t e r - s l a v e ,  a MCY 7 4 0 4 0 N ,  MCY 6 4 0 4 0 N  z  1 2 .  S t a n  na  wyjś 

c i a c h  l i c z n i k a  z m i e n i a  s i ę  p o d c z a s  o p a d a j ę c e g o  z b o c z a  i m p u l s u  

n a - w e j ś c i u  k a ż d e g o  z e  s t o p n i .  P o d a n i e  s t a n u  w y s o k i e g o  na w e j ś 

c i e  z e r u j ą c e  RESET u s t a w i a  w s z y s t k i e  w y j ś c i a  l i c z n i k a  

w s t a n i e  '’ O " .

C e c h y  c h a r a k t e r y s  t y c z n e  :

-  z a k r e s  n a p i ę ć  z a s i l a j ą c y c h  3 - 1 8  V ,

-  w s z y s t k i e  w e j ś c i a  i  w y j ś c i a  b u f o r o w a n e ,

-  w s z y s t k i e  w e j ś c i a  i  w y j ś c i a  z a b e z p i e c z o n e  p r z e d  p r z e b i c i e m

ł a d u n k i e m  e l e k t r o s t a t y c z n y m ,

-  s y m e t r y c z n e  c h a r a k t e r y s t y k i  w s t a n i e  n i s k i m  i  w y s o k i m i

-  t y p o w y  m a r g i n e s  s z u m ó w :  1 V p r z y  UDQ = 5  V ,  2  V p r z y  UDD =

= 1 0  V ,  2 , 5  V p r z y  UDQ = 1 5  V ,

-  o b u d o w a  u k ł a d ó w  1 6 - w y p r o w a d z e n i o w a  C E - 7 1 .

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYONE

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a  UDD - 0 , 5  -» + 2 0  V

N a p i ę c i e ,  w e j ś c i o w e  U j  - 0 , 5  ■» UDD + 0 , 5  V

D o p u s z c z a l n y  p r ą d  w e j ś c i o w y  I j  I  1 0  mA

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  p r a c y  t  0 7 0 ° C  d l a  MCY 7 4 . . .N-
3  m o

- 4 0  -» 8 5 ° C  d l a  MCY 6 4 . . . N

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  p r z e c h o w y w a n i a  t  - 5 5  1 2 5 ° C
s t g

T e m p e r a t u r a  l u t o w a n i a

-  r ę c z n e g o  / m a x  4 s /  . 3 5 0 ° C
s o l

M a k s y m a l n a  moc s t r a t  P 5 0 0  mW

-  a u t o m a t y c z n e g o  2 7 0 ° C
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Rys.

a) b)

w
Q 12 1 16 3 UDD Q 12 [ 1 16

 ̂ UDD

Q 13 ]  Q 11  Q6  [ ]  Q11

Q14 [ ]  Q 1 0  Q5 [ 3 Q1 0

Q 6  [ ]  Q 8  Q7 [ 3 Q 8

Q 5 [ 3 Q9 Q4  [ ]  Q9

Q 7 [ ]  RESET Q3 [ ]  RESET

Q u C 3 0  Q2 [ 3 s*

^ss [ 8 9 3 Q1 uss [ 8 9 3 Q1

U

U

DD

SS
0

RESET

O
~n

O p i s  w y p r o w a d z e ń  

n a p i ę c i e  z a s i l a n i a  + 

n a p i ę c i e  z a s i l a n i a  -  

w e j ś c i e  i m p u l s u  s t e r u j  ę ceg o '

w e j ś c i e  k a s o w a n i a  l i c z n i k a  

w y j ś c i e - z e  s t o p n i a  N l i c z n i k a

2 .  K o n f i g u r a c j a  i  o p i s  w y p r o w a d z e ń  u k ł a d ó w :  a /  MCY 7 4 0 2 0 N  
MCY 6 4 0 2 0 N , b /  MCY 7 4 0 4 0 N ,  MCY 6 4 0 4 0 N
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R y s .  3 .  S c h e m a t  l o g i c z n y  u k ł a d ó w :  a /  MCY 7 4 0 2 0 N , MCY 6 4 0 2 0 N
' b /  MCY 7 4 0 4 0 N ,  MCY 6 4 0 4 0 N



Tabela l; E L E K T R Y C Z N E  P A R A M E T R Y STATYCZNE DLA UKŁADÓW MCY 74020N , MCY 64020N, MCY 74040N, 
. MCY 6 4 0 4 0 N

Nazwa p a r a m e t r u S y m b o l O ed n . t  . *> m i n

W a r t o ś ć W a r u n k i  p o m i a r u

2 5 ° C t  *> u o UI UDD
m i n , t y p . m a x . max [V] M [y-i

1 2
\

3 ■ 4 5 6 7 8 9 1 0 i i

5 - 0 , 0 4 5 1 5 0 0-; 5 5
S p o c z y n k o w y  p r ę d  
z a s i - l a n i a I DD y.uA 1 0

2 0 mm

0 , 0 4

0 , 0 4

1 0  '  

2 0

3 0 0

6 0 0

— 0  ; 1 0  

0  ; 1 5

1 0

1 5

1 0 0 - 0 , 0 8 1 0 0 3 0 0 0 - 0  ; 2 0 2 0

P r ę d  w y j ś c i o w y  
w s t a n i e  n i s k i m J 0 L mA

0 , 6 1

1 , 5

0 , 5 1

1 , 3

1

' 2 , 6

- 0 , 4 2

1 , 1

0 , 4

0 , 5

0 ;  5 

0 ; 1 0

■ 5 

1 0

4 , 0 3 , 2 6 , 8 - 2 , 8 1 , 5 0 ;  15 -1 5

P r ę d  w y j ś c i o w y  
w s t a n i e  w y s o k i m I 0H mA

- 0 , 6 1  

- 1 , 8  . 

- 1 , 5

- 0 , 5 1

- 1 , 6

- 1 , 3

- 1

- 3 , 2

- 2 , 6

- - 0 , 4 2

- 1 , 3  ,  

- 2 , 1

4 , 6

2 . 5

9 . 5

0 ; 5 

0 ; 5 

0 ; 1 0

5

5

1 0

- 4 , 0 - 3 , 4 - 6 , 8 - - 2 , 8 1 3 , 5 ’ 0 ; 1 5 15

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e  
w s t a n i e  n i s k i m U

OL
V

0 , 0 5

0 , 0 5

0 , 0 5

0

0

0

0 , 0 5

0 , 0 5

0 , 0 5

0 , 0 5

0 , 0 5

0 , 0 5 :
0 . 5l
0 , 1 0  

0 ;  15

5

1 0

15

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e  
w s t a n i e  w y s o k i m U0 H

V
4 , 9 5  

9 , 9 5

4 . 9 5

9 . 9 5
t

5

1 0

4 . 9 5

9 . 9 5

0 ; 5 

0 , 1 0

5

1 0

1 4 , 9 5 1 4 , 9 5 * 15 ' - ■ 1 4 ,9 5 - . 0 ; 1 5 -15



T a b e l a  l . c . d .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 1 0 1 1

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  
w s t a n i e  n i s k i m UI L

V

1 , 5

3

4

-

-  '

1 , 5

3

4

1 , 5

3

4

0 , 5  ; 4 , 5  

1 J 9 

1 , 5 ;  13 ,5

-

5

1 0

15

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  
w s t a n i e  w y s o k i m UIH

V
3 , 5

7

1 1

3 , 5

7

1 1

-

-

3 , 5  : 

7 

1 1

0 , 5  ; 4 , 5  

1 . 9  

1 , 5 ;  1 3 ,5

-

5

1 0

15

P r ę d  w e j ś c i o w y
J I

^ u A ¿ 0 , 1 -
+ „ _ — 5 
- 1 0 ¿ 0 , 1 ¿ 1

- 0 ; 18 18

= 0 ° C , t  = 7 0 ° C  d l a  s e r i i  MCY 7 4  . . . Nmax

= ~ 4 0 ° C ,  t  = 8 5 ° C  d l a  s e r i i  MCY 6 4  . . . Nmax

U w a g a :  W s z y s t k i e  n i e  w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a  p o w i n n y  b y ć  o d p o w i e d n i o  s p o l a r y z o w a n e  p r z e z  

p o d ł ą c z e n i e  do U s s  l u b  UD D -

X)

t
m i n

t  . m i n



-  7 -

T a b e la  2 .  ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE DLA UKŁADÓW 
MCY 7 4 0 2 0  N,  M C Y 6 4 0 2 0 N ,  MCY 7 4 0 4 0 N ,  MCY 6 4 0 4 0 N

Nazwa p a r a m e t r u Sym
b o l

D e d n .
W a r t o ś ć

U0D IVl
m i n . t y p . m a x .

1 2 3 4 5 6 7

Czas p r o p a g a c j i  
5? do w y j ś c i a  0 1 t PHL ns

- 1 8 0

8 0

3 6 0

1 6 0

5

1 0

- 6 5 1 3 0 15

Czas p r o p a g a c j i
0 n do 0  

n n + 1 t PLH ns -

1 0 0  

4 0  

" 30

2 0 0

8 0

6 0

5

1 0

1 5

C za sy  n a r a s t a n i a  i  
o p a d a n i a  s y g n a ł u  na 
w y j  ś c i u

t THL'

t TLH
n s

-

1 0 0

5 0

4 0

2 0 0

1 0 0

8 0

5

1 0

15

M i n i m a l n a  s z e r o k o ś ć  
i m p u l s u  w e j ś c i o w e g o t w

ns
- 7 0

3 0

1 4 0

6 0

5

1 0

- 2 0 4 0 15

C z a s y  n a r a s t a n i a  i  
o p a d a n i a  i m p u l s u  w e j 
ś c i o w e g o

t  r 0  

t f 0

^,us
d o w o l n e

5

1 0

15

M a k s y m a ln a  c z ę s t o t l i 
wość i m p u l s u  w e j ś c i o 
wego

MHz

3 , 5

8

1 2

7

16

2 4

-

5

1 0

15

P o j e m n o ś ć  w e j ś c i o w a  
d o w o l n e g o  w e j ś c i a c i

pF 5 7 , 5 -

1 4 0 2 8 0 5

Czas p r o p a g a c j i  s y g 
n a ł u  RESET na w y j ś c i e

t PHL n s - 6 0 1 2 0 1 0

— 50 1 0 0 15
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T a b e l a  2 , c . c

1 2 3 4 5 6 7

■v.
1 0 0 2 0 0 5

M i n i m a l n a  s z e r o k o ś ć
i m p u l s u  z e r u j ą c e g o t n s - 4 0 8 0 1 0

/ R E S E T / - 3 0 6 0 15

1 7 5 3 5 0 5
M i n i m a l n y  c z a s  u s u n i ę 
c i a  i m p u l s u  RESET -~ t REM n s - 7 5 1 5 0 1 0

- 50 1 0 0 15

WYMAGANIA DODATKOWE 

P r z e c h o w y w a n i e  i  t r a n s p o r t  w y r o b u

U k ł a d y  p o w i n n y  b y ć  p r z e c h o w y w a n e  w ' s p o s ó b  z a p e w n i a j ę c y  z w a r ć :  

e l e k t r y c z n e  w s z y s t k i c h  w y p r o w a d z e ń . Z a l e c a n e  j e s t  s t o s o w a n i e  

g ę b k i  p r z e w o d z ę c e j , f o l i i  a l u m i n i o w e j  l u b  i n n y c h  m a t e r i a ł ó w  j 
p r z e w o d z ą c y c h .

M o n t a ż  u k ł a d ó w
t

P o d c z a s  m o n t a ż u  u k ł a d ó w  z a l e c a n e  j e s t  s t o s o w a n i e  o b r ę c z e k  

u z i e m i a  j  ę c y c h  o r e z y s t a n c j i  1 MQ do  z i e m i ,  u z i e m i e n i e  s t o ł u  

m o n t a ż o w e g o ,  u z i e m i e n i e  n a r z ę d z i  m o n t a ż o w y c h  / j a k  n p . l u t o w n i  

c a / .  N i e d o z w o l o n y  j e s t  m o n t a ż  l u b  d e m o n t a ż  u k ł a d ó w  p o d  n a p i ę 

c i e m  na k t ó r y m k o l w i e k  z w y p r o w a d z e ń .

U k ł a d y  a p l i k a c y j n e

W s z y s t k i e  n i e  w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a  p o w i n n y  b y ć  p o ł ą c z o n e  z  nu 

s ą  ' / U g c j /  l u ł> z a s i l a n i e m  / UDD/  o d p o w i e d n i o  do p e ł n i o n e j  f u n k c j j  

l o g i c z n e j  .

INSTYTUT TECHNOLOGII  ELEKTRONOWE3

A l .  L o t n i k ó w  3 2 / 4 6  
0 2 - 6 6 8  W a r s z a w a  
t e l . 4 3 5 4 0 1  
t l x . 8 1 5 6 4 7  
S t y c z e ń  1 9 8 7

Cena zł 80
DRUK ZOINTE ITE z a m .  

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
/87 ru



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

DEKODER KODU BCD NA KOD DZIESIĘTNY MCY 64028N 
MCY 7^02QN

KCY 64028N i MCY 74028N są dekoderami kodu PCD na kod dziesięt
ny, lub kodu dwójkowego na kod ósemkowy. Składają się z czte
rech buforowanych w^jść /A-D/ dekodujących bramek logicznych 
i 10 buforów wyjściowych /0-9/. ,
To przyłożeniu sygnałóvi w kodzie BCD do czterech wejsc /A,B,C,D/ 
na jednym z 10 wyjść otrzymuje się poziom wysoki.
Przy niskim stanie wejścia D, trzy bity kodu dwójkowego przy
łożone na wejścia A,B,C dekodują się na kod ósemkowy na wyjś
ciach od Ó do 7.
’’a wejściach i wyjściach układu stosuje się logikę dodatnią. 
Układ przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych dla 
przetwarzania kodów, dekodowania adresów, lub jako dekooer dla 
wskaźników neonowych typu Nixie.
Obudowa plastykowa 16-wyprowadzeniowa CE-83.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy 
Temperatura pracy

Temperatura przechowy. nia
Temperatura lutowania:
- ręcznego /max.4 s/,
- automatycznego
Maksymalna moc strat

UDD
U,

tamb

'stg

-0,5 +20 V
- 0,5 t UDD -+0,5 V

+10 mA
0 70°C /MCY 74028N/

-40 t B5°C /MCY 6A028N/ 
-55 125°C

D

350°C
270°C
500 mW

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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16 15 14 13 12 11 10 9

MCY 6 4 0 2 8  N 

MCY 74 02 8 N
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4 2 (6 7 9 5 6 Uss

Układ wyprowadzeń

e=2,54 ME = 830 ma^

Cf 020̂ 036

Obudowa typu CI£Q3



PARAMETRY STATYCZNE DLA UKŁADÓW MCY 64028N, MCY 74028N

Wartość Warunki pomiaru
Nazwa parametru Symbol Jedn, 4- 25”'C \

4- *-)
»0 M Uz [V]min. min. typ, may t ' max. U j V DD L -

1 ' ' '.2 “ 3 ' 4 5 ' 6 7 S 10 11
Spoczynkowy pr'„d inn pA 5

10
- 0,04

0,04
e

1C
150
300

- 0;5 0 ;10
5

10
zasilania UL) 20 - 0,04 2q 600 - 0;15 15

100 — 0,08 10C 3000 — 0 ;20 20

Prąd wyjściowy T mA 0,64 0,51 1 0,36 0,4 0 ;5 5
w stanie niskim OL 1.,64,2 1'?3,4

2,o
6,8 - 0,92,4

0,5
1,5

0 ;10 
0 515

10
15

Prąd wyjściowy T -0,64 -0,51 -1 -0,36 4,6 0; 5 5
w stanie wysokim OH -2

—1,6
-1,6
-1,3 -2,6

-1,15
-0,9

2.5
9.5

0 ;5 
0;10

510
-4,2 -3,4 -6,8 • -2,4 13,5 0 ;15 15

Napięcie wyjściowe 0,05 0 o, 05 0,05 0 ;5 5
w stanie niskim U0L V 0,05

0,05 -
0
0 0,

0,
»05
»05

0,05
0,05 -

0;10
0;15

10
15

Napięcie wyjściowe 4,95 4,95 5 4,95 0 ;5 5
w stanie wysokimt________  _____ UOH V 9,9514,95 9,9514,95

10
15

■ 9,95
14,95 -

0;10 
0 ;15

10
15



c . d .  PARAT.ZTRY STATYCZNE

1 ' 2 " i --- T.--M* .“¡r ■ ....h 1... 7...... ć5—W 10 11
Napięcie wejściov/e 
w stanie niskim UIL V 1,5

3
4

-
- 1,5

3
4

1,5
3
4

0,5;4,5 
1 ;9 

1,5;13,5
5

10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V 3,5

7
11

3,5
7

11
-

mc

3,5
7

11
%5;4,5 
1 ;9 

1f5;13,5
-

5
10
15

Prąd'wejściowy T"I <uA ±°,1 - ±1°~5 +0,1 ±1 0;18 - 18

^in. = °°C* tmax = 70°C ĆIa serii ’ICY 74**-N»
t . „  •= -40°C, tm 85°C dla serii MCY 64...N,m m .  1 max. 1

n v  A'*' •U i< « '.sJ
Wszystkie nie 'Wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane poprzez

i
podłączenie dc Uss lub UDD.
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■ ■   r'RY DYNAMICZNE
/ '■'unb 25°C, t = i = 20 as, Cr - 50 p’?, Rt = 200 kil /

Nazwa parametru Pymbol Jedn, Wartość
udd [i

• typ. max.

175 550 5
Czas propagacji tPML» tPLH- ns 80 160 10

60 -1 70 15

100 200 r
Czas transmisji tTHL» tTLH ns 50 100 10

l\P 80 15

Pojemność wejściowa CIN pF 5 7,5 -

Wejścia 
 / \ ___ 1/6 MCY 74069 N 

lub
MCY 64069N

B C
MCY 74028N 

lub
MCY 64028N

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9
1— T

A

0 1 2 3 4 5 6 7

MCY 74028N 
lub

MCY 64028N

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9
Tl i II i i l r"r
8 9 10 11 12 13 14 15

\ . V -------------------------
16 wyjść

■ nr ziający każdy kod. -i-bitc :y kod dzień i .tri

J



I
-o
ł

64 wyjść,a

Dekoder adresów z kodu dwójko'.,'ego 6-bitowego na kod 1 z S(i



ko d :  ,7



1 1
C\ r\ 1 < Ay 14 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 10 12 7 9 6 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-1 0 1 1 11 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 12 8 9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 13 9' 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 • i

i 1 0 14 11 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 A

i 1 i 3 10 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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D

Wejścia < 
BCD B

Dl voder dla wskaźników neonowych typu Nixie. Przykładowe wyma
gania - dla wskaźnika: Ut = 170 V przy prądzie 1,4 r 2 mA/cyfr 
albo Ux » 120 V przy prądzie 1,4 mA/cyfrę, - dla tranzystora: 
upływność w stanie zatkania <0,0!: mA, BUcj?q > 70 V.

WYMAGANIA DODATKOWE 
Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcif 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zaleca się stosowanie gąbl 
przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów przewodi 
cych.

Montaż układów
Podczas montażu układów zaleca się stosowanie obrączek uziemi 
jących o rezystancji 1 KQ do ziemi, uziemienie stołu montażO' 
wego, uziemienie r irzędzi montażowych /np. lutownicy/. 
Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem n: 
którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z mai

DDy/Uss/ lub zasilaniem /Unn/ odpowiednio do pełnionej funkcji lf
gicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
A l .  Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
t e l . 435401 .
tlx 815647 uruk ZOINTE ITE zam. A C f  /84 n. ¿0-
Cena 30 ;ł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE Maj 193̂



m
IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

4-BITOWY UNIWERSALNY LICZNIK CMOS MCY 64029N
MOY 74029N

Układ spełnia funkcję 4-bitowego, wyzwalanego dodatnim zboczem 
impulsów.zegarowych, ustawianego asynchronicznie, synchroni- 
czpe^p licznika binarnego lub BCD, liczącego w górę lub w dół.
Licznik ma następujące wejścia:
- przeniesienia /zezwolenia zliczania/ZCT/UE/f
- sterującego liczeniem w górę/w dół /Ul/Down/,
- sterującego trybem pracy 4-bity binarne /dekada BCD /BIN//BCD/
- asynchronicznego ustawiania atanu licznika /PE/,
-  danych / l Q  -  1 ^ /

oraz wyjścia:
- przeniesienia /CU/,
- równoległe /Qq - Q̂ /.
Cechy charakterystyczne:
- zakres napięć zasilania 3 - 18V ,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane ,
- wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone przed przebiciem 
ładunkiem elektrostatycznym ,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i 
wysokim ,

- typowa obciążalność: 2 układy TTL-L lub TTL-IS,
- typowy margines szumów:t n°'

' 1V przy UDD = 5V
2V przy UDD - 10V 

2,5V przy UD]) - 15V

CL-w^óUC 'Utyorro

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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- obudowa układu 16 wyprowadzeniowa CE-71

CL

I D PI  Down

Rys. 1. Układ wyprowadzeń układów PICY 64029U, MCY 740291!

PARAMETRY DOPUSZCaAlNE

Kapięcie zasilania U

Rapięcie wejściowe Uj

Graniczny prąd wejściowy 1^
♦
Zakres temperatur pracy t

Zakres temperatur 
przechowywania

temperatura lutowania:
- ręcznego /mar. i s/,
- automatycznego 
yaksm-alna. moc strat

UD

amb

'stg

O

-0,5 + +20V

—0,5 ^pp + Z), 57

i 10 L-v

0 * 70°C; -40 + 85°; 
»

-55 * 125°0

550°C
270°C
500 m¥



T A B L I C A  S T A N Ó Wii
Pt i

L - 0
t e  ą

q

CL TE PE I Q Q
X X 0 0 0 1
1 0 1 X Q q
X X Ó 1 1 0
1 1 1 0, 0.

I X 1 X 0 0.
X - s t a n  dowolny

//e j ście Poziom
lófi-iczn:v Rodzaj pracy

BIK/BCD 1 zliczanie binarne0 zliczanie dziesiętne
UP/Down 1 . zliczanie w górę

.o .......... zliczanie w dół
PE 1 ■ ustępowanie licznika

.0 zabronione ustawianie licznika
CT/CE 1 ‘ licznik nie zlicza

0 licznik zlicza przy narastają- 
C3>-m zboczu impulsu zegarowego /

i
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a) i I i I I ■ ' I : I 1 : > ! I I I i i

I I I I 
C0UNT¡5 * 6  17 ¡ 8

CL
Cl /CE
UP/DOWN 

l BIN/BCD
PE

b)

11
12
13
14

5152 
Q3[ 
Q4

COUNTjO

- i  L

i— r -l— !— >-
h— l— I— i— H

-*-r i i

i— h
r r r M t i! i i iT

TT-i.^r
f t - f B

¡ I I | I | | I I I 1
3¡4¡5¡6¡7¡8{9¡8¡7¡6¡S¡t¡3

-f— H

2 *1

1 I
CL 

í—  C ! /C E
- r t  UP/DOWN 
— ¡ - f -  BIN/BCD

r f V pE
T T

A h

w f-4-co

O ¡0 ¡ 9 j 6¡7

Rys.3. Przebiegi czasowe sygnałów licznika: 
a/ przy zliczaniu binarnym, 
b/ przy zliczaniu dziesiętnym



P A R A M E T R Y  S T A T Y C Z N E

■ Parametr Symbol
Wartość

fi

łmax.^j

'.Yarunki pomiaru
Jedn. 25°C ’ u [v] 0 L J Uj [v] UDD W t ~ -Ąm m /

min. tvn. m ax,
....1"... ' " ' ’ ki 3 4 5 rO 7 8 ■ 9 10 11

Spoczynkowy prąd • i 
zasilania i

IDi) yuA . i

; |
0,04
0,04
0,04
0,08

5 j 10
20
100

150 
300 

• 600 
3000

’ 0; 5 
0; 10
0; 15 
0; 20

510
15"
20

5
. 10 

20 
100

Prąd wyjściowy 
w stanie niskim

I0L mA
0,51
' 1,3 
3,4

1 s
2,6 i -
6,8 | -

0,36
0,9
•2,4

0,4
0,5
1,5

0; 5 
0; 10 
0; 15

5
10
15

0,64
1,6
4,2

Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim

i ■ . ‘ ' • ' • * ■
I0K mA

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,8

-
-

-0,36
- S 1 5
-0,9
-2 4

4,6 .
2.5
9.5 
13,5

0; 5 
0; 5 
0; 10
0; 15

5
5-10
*5

-0,64 
-2 
-1,6 
-4,2

Kapięcie wyjściowe 
| w stanie niskim
i

U0L V
— 0

0
0 o 

o 
o 

a 
o 
o

vn 
vn
ui 0,05

: 0 , 0 5
; 0,05

-
-

0; 5 
0; 10 
0; 15

5
10
15

0,05
0,05
0,05

■ Kapięcie wyjściowe 
i w stanie wysokim U0H V

4.95
9.95 
14,95

5 j - 
10 j - 
15 | -

4.95
9.95 
14,95

-
i 0; 5 
i 0; 10 
i 0; 15

5
10
15

4.95
9.95 
14,95

Kapiecie wejściowe 
S w stanie niskim
1»

UIL V
~ i

: 1,5 
; 5 
i 4i

1,5
34ł

0,5; 4, 5 
U  9 

1,5; 13 ,5
510

15
1,53
4



PAPAM2TR7 3TATZCZH2 c . d .

1 z 5 A 5 6 7 a 9 10 11
|1i>, p 5'/' i <*' Wit ) 40 J 'iłMi ,JiH V V ? «r JM 5,5 0,6; A,5 9 5,5
y/ H/nokim 7 Air ** 7 1; 9 - 10 . 7

11 ART AW 11 i #i>/125,5 ANT 15 11

p f iyi iH :  Uni / juL Air

>-y ■ «f?

” 10, A ¿0,1 ¿1 «M* 0;18 16 -0,1

*0» , * (Ti : ,  ' -  70^0  /i.!« a e r u  mc/ 7 A , , , n
hi 3 AJ. ' m u / , ,

>. . - V/'C' i, - /'/A; d;lft ffl? U\.,,w
m 3 /<, ' urn /,.

Uw»>//rti wh/y«i,jt j*. / / j«v/i/ko//,yi-;Ui//t: powinny b y ć  odpowiednio apolaryzowune poprzez
p/>/3J rjO^fc/Uo do y,,/j .lub uJ)n.
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PARAMETRY DYNAMICZNE przy tamb = 25°C, = 20 ns,
CL = 50 pF, Rl = 200 k Q

Parame tr Symbol
'.•/ar tość

UDD
. CyI

J G d n  •
min. typ max-

1 2 z ą 5 o 7
ZEGAR CL

Czas propagacji OL do 
wyjścia Q

"kpHL
l2Ul

- 250
120
90

500
240
180

c;
10
15

wyjścia CO
ns -

2 SC 
130 
95

560
260190

►-V
10
15

Czas narastania i opadania sygnału na wyjś
ciu Q, CO

^TIH
^THL

-
100
50
40

200
100
80

5
ló
15

Minimalna szerokość 
impulsu zegarowego tWCL

— 90 
4 5 
30

180
90
60

t;
10
15

Czas narastania i 
opadania sygnału 
zegarowego

^ C L
tfCL

yrUS

— 15
15
15

510
15

I Minimalny czas 
wprowadzenia im
pulsów przed im- 

i pulsem CL
CI, PE

ts ■

ns
-

30
10

6

60
20
12

5
10
15

I
[ BIE/BCD, UP/Down

- 170
70
50

340
140
100

5 10 
15 ‘

| Maksymalna częstotli- 
i wość impulsów 

gara
fcpm KHz

2
4
5,5

48
11

510
15

PE
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PARAMETRY DYNAMICZNE c.d.
1..... ci

-
3 4 5 6

-.------'7/
Czas propagacji PE 
do

wyjścia Q
tPHL

tPLH ns

235
100
80

470
200
160

5
10
15

wyjścia CO

mm 320
145
105

640
290
210

5
10
15

Minimalna szerokość 
impulsów PE

twj E
V

65
35
25

130
70
50

,5
15

Minimalny czas usunie, 
cia impulsu PE przed 
impulsem zegarowym CL

trem o. 100
55
40

200
110

80

5
10
15

Czas propagacji im
pulsu Cl do CO tPHL

tPIiI

*■ 170
70
50

340
140
100

5 1 
10 
15

Minimalny czas wpro
wadzenia' impulsu CI 
przed zboczem impul
su CL

fs

ns -
25
15
12

50
7'0
25

5
10
15 i

Minimalny czas trzy
mania impulsu CI po
zboczu impulsu CL-- ....- --

thold
mm

100
35
30...._.i

200
70
60

5
10
15

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKT RON O V/ EJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
Tel. 435401 
Tlx 815647
1985 PRAY/O REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
Cena 80 zł Druk ZOINTE ITS zam. /85 n.



g S l N S T Y T U T  T E C H N O L O G I I  E L E K T R O N O W E JOEMi-i

CZTEROKROTNA BRAMKA EXCLUSIVE - OR MCY 74030N
MCI 6403ON

CZTEROKROTNA BRAMKA EXCLUSIVE - NOR MCI 74077N
MCI 64077N*

Parametry dopuszczalne 1 statyczne Jalc dla układów CMOS serii 
MCY 64/74000NJ obudowa plastikowa 14-wyprowadzeniowa CE70 za
kres napięó zasilania 3 t 18 V

PARAMETRY DYNAMICZNE
tamb = 2^°c> ^r “ = 20 n3' CL “ ^  RL = 200

Parametr Symbol Jedno
stka

Y/artość Warunki
pomiaru
UDD Jtyp. max.

Czas propagacji przy 1 
zmianie stanu z wy
sokiego na niski 
i odwrotnie

tPHL> tPLH
ns

140

65
50

280
130
100

5
10
15

Czas transmisji przy 
przejściu ze stanu 
niskiego na wysoki 
i odwrotnie

tTLH' tTIIL ns
1 00 

50 

40

200
100

80

5
1 0 

15

Pojemność
wejściowa CI p F 5 7,5,: . -

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA



') _

Definicja parametrów dynamicznych

SCHEMATY FUNKCJONALNE I OPIS WYPROWADZEŃ

MCY 74 0 3 0 N 
MCY 6403 0N 
1

MCY 74077N 
MCY 64077N

12

13
11

14 - Uqq

7 - USS

14 - Uqq
7 -  USS

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02—668 Warszawa
Telex 815647
Tel. 435401 DRUK ZOINTE ITE zara. ß j
Cena 20zl
1985 PRAWO .REPRODUKCJI ZASTRZEŻCIE



m Ii n s t y t u t  t e c h n o l o g i i  e l e k t r o n o w e j

CZTEROBITOWY UNIWERSALNY 
REJESTR PRZESUWAJĄCY

MCY 64035N 
MCY 7zł035N

{7/j - Q
CP- JF~'W{.

Iklad spełnia funkcję 4~bitowego uniwersalnego synchronicznego 
.■ejectru przesuwającego. • “ 7
Rejestr ma następujące wejścia:

- zegarowe CL, _ f wjns-
- równoległe Pq t P^,
- szeregowe J, K, (7M*c*c ji K wtpGt
- wyboru wprowadzania danych równoległe/szeregowe P/S,
- asynchronicznego wyboru sygnału wyjściowego 
niezanegowane/zanegowane T/C, T/c - Ą

- asynchronicznego zerowania R, T/g- O
oraz wyjścia:

- równoległe Qq t Q^.

I'' v

UDD ty/Ql R/^2 ^3^3 P3 ^ P1 P0
rm  rm  rm  n n  n n  rm  r f i m

"LU [33qyq0 t/c k j r cl p/s uSs

Układ wyprowadzeń MCY 640351* i MCY 74035U

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zakres napięć zasilania 3 ? 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane przed przebiciem 
ładunkiem elektrostatycznym,

- typowa obciążalność: 2 układy TTL-L lub 1 układ TTL-T^,
- typowy margines szumów:

1 V przy UDD = 5 V,
2 V przy UDD = 10 V,.

2,5 V przy UDD = 15 V,
- obudowa układu 16-wyprowadzeniowa CE 83*

- 2 ~

z=1,27max e = 2,5 A M{7 = 8^0max

¿ « J L  ei:7.R2__J
c=i),2-pf76

.n .rz i

Obudov;a typu CE 85



R

CL

K *

°— D >

î> — [ >

P/S o [ >

Qq/3q Qi / Qi

Schemat logiczny
°3 / Q3



-  /+  -

PS

PS.
PS 

' [ > .PS

Schemat logiczny pojedynczego stopnia 

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcia zasilania 
Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy 
Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura i utowania:
- ręcznego /max. 4 5/,
- automatycznego
Maksymalna moc strat

UDD
U,

"amb

t ,stg

-0,5 t +20 V ' 
-°,5 * UDD + 0,5 V 

+ 10 mA 
0 t 70°C /MCY 740351‘V 

-40 f 85°C /MCY 640551V

-55 P 125°C

350°C
270°C

D 500 mW



PA R AM ET R Y S T A T Y C Z N E

Wartość Warunki tDomiaru
. .-a z Y/a 

parametru Symbol Jedi • *) m m . 25°C zmax. Uo M [V] UDD W
min. typ. max. r■r -*2 5 1 '4 ' o , g 30 !1 1 ‘ii

Spoczynkowy prąd 5 0,04 5 150 — 0; 5 5
zasilania IDD ,uA 10

20
0,04
0,04

10
20

300 . 
600

mm 0; 10 
0; 15

10
15

100 - 0,08 100 3000 - 0;20 20
Prąd wyjściowy 0,64 0,51 1 — 0,36 0,4 0; 5 5
w stanie niskim I0L mA 1,6

4,2 1»?3,4
2,6
6,8 - 0,9 : 2,4 0,5

1,5
0; 10 
0; 15

10
15

Prąd wyjściowy -0,64 -0,51 -1 w -0,36 : 4,6 0; 5 5
w stanie wysokim I0H 'mA -2

-1,6
-1,6 
-1,3 -

-3,2-
-2,6 -1,15 

-0,9' .•
2.5
9.5

0; 5 
0; 10 510

-4,2 -3,4 -6,8 - -2,4 13,5 0; 15 15

Napięcie wyjściowe 0,05 0 0,05 0,05 M. 0; 5 5
w stanie niskim a o tr V 0,05

0,05 -
0
0 0,05

0,05
0,05
0,05 -

0; 10 
0; 15

10
-15

Napięcie wyjściowe TT v 4,95 4,95 5 4,95 — 0; 5 5
w stanie wysokim OH 9,95

14,95
9.95
34.95

l

10
15 *• 9,95

14,95 —
0; 10 
0; 15

10
15



PARAMETRY STATYCZNE c.d

_  1 -... 2'.. r‘3. . ...zr 5 o..!. 7... 5 ---- .... io
Napięcie wejścio
we w stanie niskim UIL V 1,534

- - 1*5
34

1,5
3
4

0,5;4,5 
1; 9 

1,5;13,5
-

510
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V

3,5
7
11

3.5 
7 11 . - -

3,5
7

11

0,5;4,5 
1 59 

1,5;13,5 -

510
15

Prąd wejściowy XI pA ±0,1 - +10"5 +0,1 +1 - 0; 18 18

*) t . - 0°C ; t v = + 70°Cm_n  ̂ n icix«

t . = -40°C, t = + 85°Cmin. * max. — '

dla serii MCY 74035N, 

dla serii MCY 64035N,

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio 
spolaryzowane poprzez podłączenie do Ug<, lub .
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PARAMETRY DYNAMICZNE ^ a m b - 25°C, t =t-.= r f 20 ns,C^:=50 pF,Rl=200 k

Nazwa
parametru

Wartość
UDD M'Symbol Jedn.

.
.m m. .’°yp* max„

ZEGAR
C..as propagacji 
L do Q

tPHLf
^PLH

ns -
2 GO 
100 
75

500
200
150

510
15

Czas narastania 
i opadania sygnału 
na wyjściach Q

bTLH,
fcTHL

ns
-

100
50
40

200
100
80

510
15

Minimalna szerokość 
impulsu zegarowego fcwCL ns -

100
4530

200
90
60

510
15

Czas narastania i 
opadania sygnału 
z -'garowego

trCL,
tfCL

- - 15
15
15

510
15
.

Minimalny czas J,K 
wprowadzania ns

— 110
40

.30 _
220
80
60

510
15mych przed 

■/gnałem CL D •
0 3

smin. 70
2520

140
50
40

510
15

''aksymalria często- 
11 iv/ość impul sów 
zegara

fCLmax MHz»

2
6
8

4
12
16

— 510
15

RESET

Czas propagacji 
R do Q

;p h l >
t'PLH

ns
230
100
80

460
200
160

5
10
15

Minimalna szero
kość impulsu ze
garowego R

t r>wR ns
!

125
5540

250
110
80

510
15

trCL - *fCL " 5 n!3 •



Dane

CL

Kwir

50%.
L

UDD
Uss
UDD
Uss

Definicja czasu v/prov/adzania danych przed sygnałom zegara

Szeregowe wejście 
danych 
pracy w
danych przy

lewo o-

Szeregc.ve wejście 
danych przy 
pracy w prawo °~

R E S E T o -

16 15 14 13 12 11 10 9
UDD $1 Q2 Q3 P3 F̂  Pi Po

Q0 T/C K 
1 2 3

T
Ud D

J R CL P/S Uss
4 5 6 7 8

0 Qq Wyjście szeregowe 
' przy pracy w lewo

-o Q1 

-o Q2

-o 93 Wyjście szeregowe 
przy pracy w prawo

^zUss

CLOCK o- V/E zeyura
Wybór kierun- o- ku przesuwania w lewo/ prawo

Przykładowe, zastosowanie układu MCY 7-/6̂ 03131.' jako rejestr 
przesuwający w lev;o/prawo
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WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobu

Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zaleca się stosowanie gąb- 
kj przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów prze
wodzących.

Montaż układów

Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 
uziemiających o rezystancji 1 MQ do ziemi, uziemienie stołu 
montażowego, uziemienie narzędzi montażowych /np. lutownica/. 
Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem 
na którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z

/UgS/ lub zasilaniem / U o d p o w i e d n i o  do pełnionej fun
kcji logicznej.
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IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

PJTLA SYNCHRONIZACJI FAZOWEJ /PLL/ MCY" 74046ŃMC Y 64046N

Układ HCY 74046N, MCY 64046N zawiera:
liniowy generator przestrajany napięciem /ang. VCO - Voltage 

Controlled Oscillator/,
-źródło sterowane /ang. SF - Source Follower/,
- dwa różne komparatory fazy, posiadające wspólne wejścia 
/Phi i PhII/,
- diodę Zenera /ZD/.

PC 2 O U T ] 
(Ph.pulses)H

T J
J UDD 

15) ZD

EJ PC1 IN

] PC 2 OUT

2) R2
tT) ri

Rsiźródfo 
stenowane}OUT 

Dvco IN

— p<D- -

 - K - 1

*Jss®
Rvs.

ZENER USS

1. Schemat funkcjonalny i układ wyprowadzeń

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A LO G O W A
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GENERATOR MAŁEJ MOCY /VCO/

Generator VCO jest zaprojektowany w ten sposób, że wymaga do
łączenia jedynie dwóch lub trzech elementów zewnętrznych 
i R lub i R2, określających zakres zmian częstotliwość
VCO i częstotliwości minimalnej. Rezystor i kondensator 
określają zakres zmian częstotliv/ości, a rezystor częstotli 
wość. minimalną. Im R2 większe, tym częstotliwość minimalna zrani; 
sza się i osiąga minimum przy R«—  « .

12Duża impedancja wejściowa generatora VCO, rzędu 10 , pozwala
na łatwe zaprojektowanie filtru dolnoprzepustowego w szerokin 
zakresie wartości rezystancji i pojemności. Na wejściu VC0 za
stosowano źródło /SF/ sterowane bezpośrednio sygnałem z wejści. 
VC0 IN, umożliwiające uzyskanie sygnału zdemodulowanego bez 
konieczności obcie.żenia filtru dolnoprzepustowego. Gdy wyko
rzystujemy źródło sterowane, konieczne jest dołączenie rezystc: 
Rg pomiędzy jego wyjście i Ugg» w przeciwnym przypadku jego 
wyjście należy pozostawić nie obciążone.
Generator VC0 może sterować komparatory fazy Phi i PhII bezpo
średnio lub przez dzielnik częstotliwości zbudowany z układów 
CMOS serii MCY 74000N./MCY 74017N, MCY 7401 SN, MCY 74029N,
MCY 74059N/.
Generator VCG u źródło sterov/ane można wyłączyć przy jednoczesł 
nym ograniczeniu pobieranego prądu, przez podanie na wejście 
INH /Ir.hibit/ stanu wysokiego.

KOMPARATORY FAZY Phi I PhII

Komparatory fazy mają dwa wspólne wejścia: sygnałowe PCI IN 
i odniesienia PC2 IN. Wejście PC1 IN ma układ automatycznej 
polaryzacji /ang. SBC - Self, Biaś Circuit/ pozwalający nie 
tylko na doprowadzenie bezpośrednio sygnału o poziomach logkf 
r.ych "0" i "I" jak dla serii CMOS, ale także małych sygnał^/ j 
przez kondensator separujący.
Pierwszy komparator fazy Fhl jest bramką £X-0R i pracuje ana-l; 
gicz.nie jak układ detektora fazy działający na zasadzie
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zrównoważonego modulatora. W celu otrzymania maksymalnego za
kresu trzymania pętli PLL sygnały doprowadzone do komparatora 
powinny mieć współczynnik wypełnienia 50%. Przy braku sygnału 
i szumów na wejściu PC1 Ili ten komparator utrzymuje średnie 
napięcie wyjściowe równe U^/2, które steruje przez filtr dolno- 
przepustowy VC0 wymuszając jego oscylacje przy częstotliwości 
środkowej /fo/.
Charakterystyczne dla tego komparatora fazy jest to, źe może 
nastąpić synchronizacja w pętli, gdy na wejście PC1 IN podany 
zostanie sygnał o częstotliwości harmonicznej bliskiej często
tliwości środkowej generatora 7C0 oraz to, że przesunięcie fa
zy sygnałów podawanych na wejściach PC1 Hi i PC2 Ili zmienia sią 
od 0 do 130 stopni; dla częstotliwości środkowej jest równe 
90 stopni.
Drugi komparator fazy Phll jest cyfrowo sterowanym układem 
pamiętającym, składającym się z przerzutników, logiki sterują
cej oraz 3-stanowego wyjścia. Gdy tranzystor n- lub p-kanalowy 
jest włączony, kondensator w filtrze dolnoprzepu.stcwyc jest 
odpowiednio rozładowywany do napięcia Ucc lub ładowany do na-

C O

pięcia Up-.
Ten typ komparatora fazy pracuje tylko przy narastających 
zboczach sygnałów podawanych na wejścia PCI Ili i PC2 Iii, 
dlatego współczynnik wypełnienia tych sygnaló* nie jest ważny.
* przypadku, gdy częstotliwość sygnału doprowadzonego co wej
ścia PCI Hi jest większa niź częstotliwość sygnału doprowadzo
nego do wejścia PC2 Iii, lub przy jednakowej częstotliwości ocu 
sygnałów, fama sygnału doprowadzonego co wejścia PC' Iii wy
przedza fazę sygnału doprowadzonego do wejścia PC2 IN, zosca,e 
włączony na czas kooperacji tranzystor p-kanalewy. Powoduje mc 
doładowanie ko.cd.ensatora w  filerze cołnoprzep. ctc-wy:: i /rys.2/ 
wzrcsc częstotliwości sygnału generowanego przez 7C0.
V przypadku, gdy zależność wartości częstotliwości i fazy po
siedź v svznałani do er owędzonymi ćo wejść PC' Iii i PC2 15 uą 
oc-rnene niź opisane powyżej, na cza.s konperacji włączany ,ezu 
tranzystor n—kanałowy} przez który rozładowuje się kcncersetc:'
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w filtrze dolnoprzepustowym, powodując z kolei zmniejszenie 
częstotliwości sygnału generowanego przez VCO.
Poza czasem komparacji /próbkowania/, wyjście 3-stanowe PC2 
OUT pozostaje wyłączone, co minimalizuje moc rozpraszaną 
w filtrze dolnoprzepustowym. Pętla synchronizacji fazowej 
/PLL/ przy tym tempie komparatora fazy ma zakres trzy
mania równy zakresowi chwytania, niezależnie od filtru 
dolnoprzepustowego. Generator VCO przy braku sygnału na wejściu 
PC1 IN, sterowany tym komparatorem fazy, generuje sygnał o naj
niższej częstotliwości z zakresu przestrajania.
Układ przeznaczony jest do pracy w:
- układach modulatorów,
- układach demodulatorów FM,
- syntezach częstotliwości,
- przetwornikach napięcie-częstotliwość,
- dyskryminatorach częstotliwości,
- układach mnożących.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania U ^  “0»5 + +20 V
Napięcie wejściowe Uj -0*5 + UDD + 0,5 V
Graniczny prąd wejściowy 1^ ¿10 mA
Zakres temperatur pracy t , 0 + 70°C dla MCY 7404óiij

a“13 -40 * 85 C dla MCY 6 4 0 « :
Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura lutowania: t

t

sol

stg -55 + +125°C

- ręcznego /max. 4s/,
- automatycznego
Maksymalna moc strat ■ PD 500 mW



1.. .. ■■■■..-.. ....
i

Nazwa parametru|
Sym
bol Jedn. t . *) min

Wartość
tjnax

Warunki pomiąru
25°C Uo

[V]
UI
[V]

DD
[V]min. typ. max.

1 3 4 ' 5' ' 6 7- 8 9 10 11
Spoczynkowy prąd 0,1 0,05 0,1 0,1 0; 5 5zasilania. WE PC1 IN T 0,5 - 0,25 0,5 0,5 «o» 0;10 10nie podłączone, DD lilii 1,5 - 0,75 1,5 1,5 0; 15 15INrt = UD0 4 2,00 4. 4 0;20 20
Spoczynkowy prąd 20 — 10 20 20 0; 5 5zasilania T A 40 - 20 40 40 — 0 ;10 10WE PC1 IN=Uqq lub Unn
IMF - U SS DD DD

DD y'UA 80 - 40 80 80 0; 1 5 15160 - 80 • 160 160 - 0; 20 20

Prąd wyjściowy 
w stanie niskim X0L mA

0,64
1,6
4,2

0
1
3
,51
,3
,4

1
2,6
6,8

— 0,36
0,9
2,4

0,4
0,5
1,5

0; 5 
0;10 
0;1 5

5
10
15

-0,64 -0 ,51 -1 -0,36 4,6 0; 5 5 ‘Prąd wyjściowy T -2 -1 ,6 -3,2 - -1,15 2,5 O ; 0 5w stanie wysokim l0H -1,6 -1 ,3 -2,6 - -0,9 9,5 0;10 10-4,2 -3,4 -6,8 - -2,4 13,5 0; 15 15
Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V 0,05

0,05
0,05

0
0
0

0705
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05 '

0; 5 
0;10 
0; 15

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V 4.95

9.95 
14,95

4
914
,95
,95
,95

5
10
15

-
4.95
9.95 

14,95
0; 5 
0;10 
0;1 5

5
10
15



Tabela 1. c.d.

1 2 3 4 5 6 7 8 Qs 10 11

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V 1,5

34
-

- 1,5
34

1,5
34

0,5: 4,5 
1 :9 

1,5:13,5
- 5

10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V 3,5

7
11

3,5
7
11 400

-
3,5
7
11

0,5: 4,5 
1 :9 

1,5:13,5 î

5
10
15

Prąd wejściowy XI /U A ¿0,1 - ¿10~5 ¿0,1 ¿1 - 0;18 18
Prąd upływu 3-sta
nowego 'wyjścia ILOZ y-UA ¿0,4 - ¿10“4 ¿0,4 ¿12 - 0;18 18

Uwagi: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 
podłączenie do UgS lub UDD, za wyjątkiem wejścia PC1 IN.

t , = 0°C, t = 70°C dla serii MCY 74...N,min * max f
t . = -40°C, t = 85°C dla serii MCY 64...N.min * max

i . ___________________________________________________



T a b e l a  2 .  PARAMETRY DYNAMICZNE A amb = 2 5 ° C ,  t r  =  t f  =  2 0  r j s ,  CL =  5 0  p F ,  = 2 0 0  kG /

Nazwa parametru Symbol Jedn. UDD
Wartość

Warunki pomiaru
min. typ. max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Generator przestrajany napięciem /veo/

Maksymalna
częstotliwość f MHz ■

5
10
15

0,3
0,6
0,3

0,6
1,2
1,6

C1 = 50 pF
R2 = 00 R. = 10 kQ 
VC0IN - UDD 1

generacji
VC0

cpmax 510
15

0,5.1
1,4

0,8
1.4
2.4 -

C1 = 50 pF
Rp » o» R. =
VC0IN = UDD

5 kQ

Współczynnik
liniowości Z %

510
10
15
15

-

1,7
0,54
0,5
7

«•»

VC0IN 2,5V ¿0,3V R = 
5V ¿4V 1 = 
5V ¿2,5V 

7,5V ¿ 1,5V 
7,5V ¿5V

10 kQ 
100 kQ 
400 kQ 
100 kQ 

1 MO.

Tempe raturowy 
współczynnik 
stabilności 
częstotliwości

TWF %/°C

510
15.

¿0,12
-0,04
¿0,015

- fmin = 0

5
10
15

*• ¿0,09¿0,07
¿0,03

—
*rain. / 0

'Współczynnik
wypełnienia D %

5
10
15

50
50
50.

—



Tabela 2: c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8

Czas transmisji
sygnału
v/y jściov/ego

^THL
TLH ns

510
15

-
100
.50
■40

200
100
80

i

Źródło sterowane /SF/
Napięcie
niezrównov/ażenia
/UVCOin " UDEM/

U V 5
10
15

-
1,8
1,8
1,8

2.5
2.5
2.5

Rs > 10 kQ

Współczynnik
liniowości Z %

5
10
15 mm

0,3
0,7
0,9 imt

Rq 100 kQ • VC0TW 1,5V ±0,3V 
a 300 kQ 5V -2,5V 

500 kQ 7,5V ±5V
Komparatory fazy /ph I i Ph 11/

Rezystancja 
wejściowa wejścia 
PC1 IN R14 MQ 510

15
10,2

0,1
2
0,4
0,2 in -

Czułość napięciov/a 
v/ejścia PC1 IN 
/P-P/

— . mV 510
15

•m
130
330
900

360
660

1800
f = 100 kHz 
sygnał sinusoidalny

Czas propagacji 
PC1 IN PC2 OUT

tPHL

tPLH

ns

510
15

— 225
100
65

450
200
130

510
15

350
150
100

700
300
200



Tabela 2. c.d.
1 2 3 4 5 6 7 '8

Czas propagacji 
sygnału z PC1 IN 
do PC2 OUT duża 
irapedancja

tPHZ

tPLZ

ns

510
15

— 225100
95

450
200
190

5
10
15

285
130
95

570
260
190

Czas narastania 
i opadania sygnału 
na wejściu PC2 IN

V tf y U S

5
10
15

50
1

0,3
PC1 IN 5

10
15

* *

-

500 
. 20 
2,5

Czas narastania 5 100 200
i opadania sygnału ;t l h / U S 10 — 50 100
wyjściowego THL / 15 - 40 80

Dioda Zenera
Napięcie stabilizacji uz V - 4,45 5,5 6,7 Iz =  50 juk
Rezystancja ił — — ■40 I, =  1 mA
dynamiczna z. L
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PC1 IN 

PC2 IN

PC2 OUT'

VCO1N-

PC2 0U7- 
(Phase 
p u l s e )

_ r

 I I—
— n --------- ff— —

-if-

-if-

-ÍÍ—

-ft—

- I t — \_

Ü
---------í i----

U

ftwCC 2. Działanie komparatora

Tabela 3. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE
Podstawowa
własność

Komparator 
fazy I 
/Ph-I/

Komparator 
fazy II 
/Ph 11/

1 2 3

^min " R2/C1 + 32 pF/» UI " USS

Częstotliwość
generatora
VCO

'j •
fmax ~ R /C1 + 32 pF/’ UI “ UDD 

gdzie: - napięcie na wejściu VCO IN
10 kQ < R1 < 1 MQ. 
10 k Q  < R2 < 1 MQ
100 pF < c1 ^ 0,01 iuF

Środkowa częstotliwość 
generatora VCO gdzie: U-j. -°napięcie na wejiRiu VCO IN

Brak sygnału 
na wejściu 
VCO IN f = fo f = f •min

Kąt przesunięcia 
fazowego między 
sygnałami wejść 
PC1 IM i PC 2 IN

90° dla f
ok. 0° dla f°
ok. 180° dla f“111 max

zawsze 0°
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Tabela 3. c.d.
1 2 3

Zakres
trzymania 2f = f - f L max min

Zakres
chwytania

fCR ^
fCR określona je; 

graniczną czt 
wość przenoś; 
filtru dolno]

PC1 OUT R3" l---

CL
3t przez 
jstotli- 
ienia
erzepustowego 

VCO IN>—--O

fCR “ fL

PC2 OUT
Z C2

2fCR = £
h*h
R3 C2

Synchronizacja 
do harmonie 
nych często
tliwości 
środkowej

jest brak

Odporność na 
zakłócenia wysoka niska
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IN S T Y T U T  TEC H N O LO G II ELEK TR O N O W EJ

MONCSTABILNE I  A S T A B IL N E  MULTIWIBRATORY CMOS MCY 7 4 0 4 7 N  

MCY 6 4 0 4 7 N

U k ła d y  l o g i c z n e  CMOS z b u d o w a n e  s ę  z t r a n z y s t o r ó w  w z b o g a c a n y c h  

p-  i  n - k a n a ł o w y c h , w y t w o r z o n y c h  na j e d n e j  p ł y t c e  m o n o k r y s z t a ł u  

/ t e c h n o l o g i a  k o m p l e m e n t a r n a  M O S / .  I c h  p o d s t a w o w y m  p r z e z n a c z e 

niem j e s t  p r a c a  w u k ł a d a c h  c y f r o w y c h  a u t o m a t y k i ,  t e l e k o m u n i k a 

c j i  i  m i e r n i c t w a  o r a z  m a s z y n  l i c z ę c y c h  ś r e d n i e j  s z y b k o ś c i ,  

g d z i e  w y m a g a n y  j e s t  n i s k i  p o b ó r  m o cy  i / l u b  w y s o k a  o d p o r n o ś ć  

na z a k ł ó c e n i a .

X0
Ein'1<3,c
£
in'
(Ni

e*2̂ 4. ME=8,30max

E
oin<r

14 8

D
Eoctnco<£>'

1 7 Ul
I— I L_J I J U  U  LJ T-J

D = 20,32max

R y s .  1 .  W y m i a r y  o b u d o w y  t y p u  C E - 7 0

W S TĘ P N A  KARTA KATALOGOW A



C e c h y  c h a r a k t e r y s t y c z n e ; -

-  z a k r e s  n a p i ę ć  z a s i l a n i a  3  ■» 1 8  V ,

-  w s z y s t k i e  w e j ś c i a  z a b e z p i e c z o n e  p r z e d  p r z e b i c i e m  ł a d u n k i e m  

e l e k t r o s t a t y c z n y m ,

-  s y m e t r y c z n e  c h a r a k t e r y s t y k i  w y j ś c i o w e  w s t a n i e  n i s k i m  i  w y s o 

k i m ,

-  o b u d o w a  p l a s t y k o w a  1 4 - w y p r o w a d z e n i o w a  t y p u  C E ~ 7 0 .

U k ł a d  m u l t i w i b r a t o r a  s k ł a d a  s i ę  z  a s t a b i l n e g o  m u l t i w i b r a t o r a  

o r a z  w i e l u  u k ł a d ó w  l o g i c z n y c h ,  u m o ż l i w i a j ę c y c h  r e a l i z a c j ę  p o 

s z c z e g ó l n y c h  t r y b ó w  p r a c y  u k ł a d u »

T a b e l a  3 z a w i e r a  w y k a z  m o ż l i w y c h  t r y b ó w  p r a c y  u k ł a d u  w r a z  z e  

s p o s o b e m  p o d ł ą c z e n i a  w y p r o w a d z e ń .

We w s z y s t k i c h  t r y b a c h  p r a c y  w y m a g a n e  j e s t  p o d ł ą c z e n i e  e le m en tó w  

z e w n ę t r z n y c h  R i  C ;  r e z y s t o r  R p o m i ę d z y  w y p r o w a d z e n i a  2 i  3 ,  

k o n d e n s a t o r  / n i e  e l e k t r o l i t y c z n y /  p o m i ę d z y  w y p r o w a d z e n i a  1 i  3. 

U p ł y w n o ś ć  r ó w n o l e g ł a  k o n d e n s a t o r a  p o w i n n a  b y ć  p r z y n a j m n i e j  o 

r z ą d  w y ż s z a  n i ż  r e z y s t a n c j a  r e z y s t o r a  z e w n ę t r z n e g o  R ,  p r z y  czyn 

n i e  ma z a s a d n i c z y c h  o g r a n i c z e ń  c o  do  m i n i m a l n e j  i  m a k s y m a l n e j  

w a r t o ś c i  p a r a m e t r ó w  e l e m e n t ó w  z e w n ę t r z n y c h .

W y m a g a n i a  s t a b i l n o ś c i  c z ę s t o t l i w o ś c i  o s c y l a t o r a  w e w n ę t r z n e g o  

z a l e c a j ą  s t o s o w a n i e  k o n d e n s a t o r ó w  o p o j e m n o ś c i  d u ż o  w i ę k s z e j  

o d  p o j e m n o ś c i  r o z p r o s z o n e j  u k ł a d u  / w  i n n y m  p r z y p a d k u  p o j e m n o ś ć  

t a  m u s i  b y ć  b r a n a  p o d  uw a g ę  p r z y  o b l i c z a n i u  c z ę s t o t l i w o ś c i  pra

c y  o s c y l a t o r a /  o r a z  r e z y s t o r a  R o r e z y s t a n c j i  z n a c z n i e  w i ę k s z e j  

o d  r e z y s t a n c j i  s z e r e g o w e j  t r a n z y s t o r a  CMOS w s t a n i e  w ł ą c z e n i a .  

J e d n o c z e ś n i e  p r z y  b a r d z o  d u ż y c h  w a r t o ś c i a c h  r e z y s t a n c j i  należy 
s i ę  l i c z y ć  z  k r ó t k i m i  n i e s t a b i l n o ś c i a m i  o s c y l a t o r a .

Z a l e c a n e  są  n a s t ę p u j ą c e  w a r t o ś c i  e l e m e n t ó w  z e w n ę t r z n y c h ;

C ^  1 0 0  pF d l a  p r a c y  w t r y b i e  m u l t i w i b r a t o r a  a s t a b i l n e g o ,

C ^ - 1 0 0 0  pF d l a  p r a c y  w t r y b i e  m u l t i w i b r a t o r a  m o n o s t a b i l n e g o ,  [ 

1 0  k C t ' <  R <  1 M Q  .
D l a  w y d ł u ż e n i a  c z a s u  t r w a n i a  i m p u l s u  w y j ś c i o w e g o  l u b  p o r ó w n a n i  

c z ę s t o t l i w o ś c i  s y g n a ł u  z e w n ę t r z n e g o  z  c z ę s t o t l i w o ś c i ą  o s c y l a t O '  

r a  w e w n ę t r z n e g o  n a l e ż y  s t o s o w a ć  t r y b  p r a c y  p o w t ó r n e g o  w y z w o l e 

n i a  / R E T R I G G E R / ,  W t r y b i e  t y m  s y g n a ł  w e j ś c i o w y  p p d a j e  s i ę  na 

' w y p r o w a d z e n i a  8  i  1 2 , a s y g n a ł  w y j ś c i o w y  o t r z y m y w a n y  j e s t  z 

w y p r o w a d z e ń  1 0  l u b  1 1 .

- 2 -
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d e r . 1 j ]UDD
RTC[ 2 13 ]o s c

RCC[ 3 12 ] r e t

* [ 4 11 ]<*
a [ 5 10 ] Q

< 6 9 ] e x t r

us s C 7 8 ] t +

1 - C T C  w y p r o w a d z e n i e  do p o d ł ę c z e n i a  z e 
w n ę t r z n e g o  k o n d e n s a t o r a , 2 - R T C  w y p r o w a 
d z e n i e  do  p o d ł ę c z e n i a  z e w n ę t r z n e g o  r e 
z y s t o r a ,  3 -RCC w y p r o w a d z e n i e  w s p ó l n e  do 
p o j d ł ę c z e n i a  k o n d e n s a t o r a  i  r e z y s t o r a  
4 - A  s t a n  w y s o k i  na w y p r o w a d z e n i u  A w y 
m u s z a  t r y b  p r a c y  a s t a b i l n e j ,  5 - A  p o d a 
n i e  i m p u l s ó w  w e j ś c i o w y c h  na  w y p r o w a d z e 
n i e  A l u b  i c h  ^ d o p e ł n i e ń  l o g i c z n y c h  na 
w y p r o w a d z e n i e  A w y m u s z a  t r y b  p r a c y  m u l -  
t i w i b r a t o r a  b r a m k o w a n e g o ,  6 - T  w y z w a l a 
n i e  i m p u l s e m  o p a d a j ę c y m ,  7 - U „ „  masa  u -  
k ł a d u ,  8 - + T  w y z w a l a n i e  i m p u l s e m  n a r a s t a 
j ą c y m ,  9 - E X T R ' p o z i o m  w y s o k i  na w y p r o w a 
d z e n i u  z a b e z p i e c z a  p r z e d  p o j a w i e n i e m  s i ę  
p r z y p a d k o w y c h  i m p u l s ó w  na w y j ś c i u  u k ł a d u  
p o d c z a s  w ł ę c z e n i a  z a s i l a n i a ,  1 0 - 0 , 11-T5 
w y j ś c i a  u k ł a d u ,  1 2 - R E T  w y p r o w a d z e n i e  
p o w t ó r n e g o  w y z w a l a n i a , 1 3 - O S C  w y j ś c i e  
o s c y l a t o r a  w e w n ę t r z n e g o , 1 4 - U DD n a p i ę c i e  
z a s i l a n i a  .

R y s ,  2 ,  K o n f i g u r a c j a  i  o p i s  w y p r o w a d z e ń  u k ł a d ó w  MCY 7 4 0 4 7 N ,
MCY 6 4 0 4 7 N

Oak w y n i k a  z  r y s ,  4 ,  n o r m a l n y  t r y b  p r a c y  m u l t i w i b r a t o r a  m o n o -  

s t a b i l n e g o  m o żn a  u z y s k a ć  p r z y  j e d n y m  i m p u l s i e  w y z w a l a j ę c y m .

P r z y  d w ó c h  i m p u l s a c h  n a s t ę p u j e  w y d ł u ż e n i e  c z a s u  t r w a n i a  i m p u l s u  

w y j ś c i o w e g o  z g o d n i e  z r ó w n a n i e m :

RC
= t Ł + t±  + 2 t 2 .

P r z y  w i ę k s z e j  l i c z b i e  i m p u l s ó w  n a s t ę p u j e  d a l s z e  w y d ł u ż e n i e  c z a 

su t r w a n i a  i m p u l s u  w y j ś c i o w e g o ,  p r z y  c z ym c z a s  t e n  może z m i e 

n i a ć  s i ę  w p e w n y c h  g r a n i c a c h .  D o k ł a d n e ,  d o w o l n e  w y d ł u ż e n i e  c z a 

su t r w a n i a  i m p u l s u  w y j ś c i o w e g o  można  u z y s k a ć  p r z e z  z a s t o s o w a n i e  

t r y b u  p r a c y  z  z e w n ę t r z n y m  z l i c z a n i e m  i m p u l s ó w .  T y p o w y  u k ł a d  a p l i 

k a c y j n y  p o k a z a n y  j e s t  na r y s ,  5 .

Czas t r w a n i a  i m p u l s u  m o żn a  o b l i c z y ć  z z a l e ż n o ś c i :

‘ e x t  “ (  N -  0  e A V ( ‘ M + ‘ A / 2 )

O dz i e  N -  i l o ś ć  b i t ó w  l i c z n i k a  z e w n ę t r z n e g o ,

b l a  p r a c y  w t r y b i e  a s t a b i l n y m  s t a b i l n o ś ć  c z ę s t o t l i w o ś c i  wynosi:

+2  %  + 0 , 0 3  % / ° C  d l a  f do 1 0 0  kHz,
- 0 , 5  %  +  0 , 0 1 5  % / ° C  d l a  f  do 1 0  k H z ,

pr*y uDD = i o  v + i o  %.
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EXTR

(9) ¿ — S

I

I

R'/ü - 3- GoHornot: logiczny układu MOV 74047N # MCV 64047N



♦TRIGGER , RETRIGER 
Wyprowadzenie 8,12

0 5 C  OUTPUT 
Wyprowadzenie! 3 t 1

JULU
r u i - .

Q wyprowadzenie 10 RE. RE RE

R y s .  4 .  P r z e b i e g i  c z a s o w e  d l a  t r y b u  p r a c y  p o w t ó r n e g o  w y z w o l e n i a
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY. EKSPLOATACYÜNE<
UrN a p i ę c i e  z a s i l a n i a  

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  

G r a n i c z n y  p r ę d - w e j ś c i o w y
I
Z a k r e s  t e m p e r a t u r  p r a c y

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  
p r z e c h o w y w a n i a

T e m p e r a t u r a  l u t o w a n i a

-  r ę c z n e g o  / m a x , 4  s / ,

-  a u t o m a t y c z n e g o

M a k s y m a l n a  moc s t r a t

DO

U,

' amb

' s t g

s o l

D

- 0 , 5  4 + 2 0  V

- 0 , 5  V *  ( u DD + 0 , 5

+ 1 0  mA 
0 4 7 0 ° C ; MCY 74047N 

- 4 0  4 8 5 ° C ; MCY 64047N 

- 5 5  4 1 2 5 ° C

3 5 0 ° C

2 7 0 ° C

5 0 0  mW

Impuls wejściowy

Bufor 
do wyboru 

[dodatkowy]

-ęSOUT

* ext.

R y s ,  5 ,  T r y b  p r a c y  u k ł a d u  z  z e w n ę t r z n y m  z l i c z a n i e m  i m p u l s é



T o b o l a  1 .  ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE / d l a  w s z y s t k i c h  u k ł a d ó w ,  j e ż e l i  n i e  j e s t  
i v y s p c c y f i k c v . a n c  i n a c z e j /

Sym
b o l t  h h ) 

m i n

Wa r t o ś ć

H  H )

max

W a r u n k i  p o m i a r u

Nazwa p a r a m e t r u O e d n , 2 5 ° C u 0 [ v ] u T [ v ] u d d W ]
m i n . t y p . m a x .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

S p o c z y n k o w y  p r ą d  
z a s i l a n i a I DD ^ u A

1

2

4
2 0

-
0 , 0 2

0 , 0 2

0 , 0 2

0 , 0 4

1

2

4
2 0

30
6 0

1 2 0

6 0 0

-
0 ; * 5  
0  ; 1 0  

0 ; 1 5  
0 ; 2 0  '

5
1 0

15
2 0

P r ę d  w y j ś c i o w y  
w s t a n i e  n i s k i m I 0 L mA

0 , 6 4
1 . 6

4 , 2

0 , 5 1
1 . 3
3 . 4

1

2 , 6

6 , 8

-
0 , 3 5
0 , 9
2 , 4

0 . 4
0 , 5
1 , 5

0 ;  5 
O j l O  
0 , 1 5

5
1 0

15

•
- 2 - 1 , 6 - 3 . 2 mm - 1  , 1 5 2 , 5 0 ;  5 5

P r ę d  w y j ś c i o w y I mA - 0 , 6 4 - 0 , 5 1 - 1 - - 0 , 3 6 4 , 6 0 ;  5 5
w s t a n i e  w y s o k i m OH - 1 , 6

- 4 , 2
- 1 . 3
- 3 , 4

- 2 , 6

- 6 , 8

Mi - 0 . 9  
- 2  . 4

9 , 5
1 3 , 5

0  ; 1 0  

0  ; 15
1 0

1 5

i '
I N a p i ę c i e  w y j ś c i o 

we w s t a n i e  n i s k i m
1it . . . . .

V V
0 , 0 5
0 , 0 5
0 , 0 5 -

0

0

0

0 , 0 5
0 , 0 5
0 , 0 5

0 j 0 5  
o ;  05  
0 , 0 5

0 ;  5 
0 ; 1 0  

0  ; 1 5

5
1 0

15

I

t



Tabela 1 c.d.

1
j

2 oo 4 5 6 7 8 9 . 1 0 1 1

1
4 , 9 5 4 , 9 5 5 _ 4 , 9 5 0 ;  5 5

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e UOH
V

9 , 9 5 9 , 9 5 1 0 9 , 9 5 _
0  ; 1 0 1 0

iv s t a n i e  w y s o k i m
1

L
1 4 , 9 5 1 4 , 9 5 15 mm 1 4 , 9 5 0 , 1 5 15 i

m!
1 , 5 - - 1 , 5 1 , 5 0 , 5  ; 4 , 5 5

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e u , . V 3 3 3 1  ; 9 1 0
j w s t a n i e  n i s k i m I L

4 ' ~ *** 4 4 1 , 5 ;  1 3 , 5 15

1
i

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e 3 , 5 3 , 5 - - 3 , 5 0 , 5 ; 4 , 5 - 5

w s t a n i e  w y s o k i m U 7H
V 7 7 - - 7 1 ; 9 — 1 0

1 1 1 ! - 1 1 1 , 5 ; 1 3 , 5 mm 1 5

P r ę d  w e j ś c i o w y k ^ u A ¿ 0 , 1 - i + h* o
i Ol ¿ 0 , 1 ¿ 1 - 0  ; 1S 18

o z n a c z a  " l u b "
¿4. .Az) '

t  . = 0 ° C ,  t  = 7 0  C d l a  MCY 7 4 0 4 7 N
m i n  ' max

t  J = ~ 4 0 ° C , t  = 8 5 ° C  d l a  MCY 6 4 0 4 7 N
m i n  '  max

U w a g a :  w s z y s t k i e  n i e  w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a  p o w i n n y  b y ć  o d p o w i e d n i o  s p o l a r y z o w a n e  p r z e z

\ yi - y . e i l g c z o n i c  do  U s s  l u b  U n p ._________________
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T a b e l a  2 .  ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /  t  . = 2 5 ° C ,
' amb *

t f , t f  = 2 0  n s ,  C L = 5 0  p F ,  RL = 2 0 0  !<Q/

Nazwa p a r a m e t r u S y m b o l O e d n , W a r t o ś ć
t y p o w a

W a r u n k i  
p o m i a  r u

UDD M

C z a s y  p r o p a g a c j i :  A 3 T A 3 L E ,  

ASTA3LE do  OSC OUT t PUL

t PLR

ns
2 0 0

1 0 0

5 0

5
1 0

15

C z a s y  p r o p a g a c j i :  

ASTAULE do  Q,  0

ASTABLE , ll
ns

5 5 0
2 5 0
1 5 0

5
1 0

1 5

C z a s y  p r o p a g a c j i :  

-TR IGGER do Q f Q

+TRIGGER li
ns

7 0 0
3 0 0
2 0 0

5
1 0

15
f

C z a s y  p r o p a g a c j i :  

RETRIGGER do  Q ,  Q

+TRIGGER
Ił ns

3 0 0
1 7 5
1 7 5

5
'.O

C z a s y  p r o p a g a c j i :

EE.SET do 0 ,  Q

EXTERNAL
tl ns

3 0 0
1 2 5

7 5

5

1 0

1 5

1 r ,  „  . . .Czas o p a c a m a  x n a r a s t a n i a

OSC OUT,  Q , Q
1’ t h l

t TLH
ns

1 0 0

5 0
4 0

5 
1 0  

1 5

M i n i m a l n a  s z e r o k o ś ć  i m p u l 

su w e j ś c i o w e g o

t
w ns

5 0 0
2 0 0

1 4 0

5
1 0

1 5

+TRIGGER,  RETRI GGER:  c z a s  

o p a d a n i a  i  n a r a s t a n i a v ' f
n i e o g r a 
n i c z o n a

5
1 0

1 5

P o j e m n o ś ć  w e j ś c i o w a  

/ d o w o l n o  w e j ś c i e / C I N  •
pF 5



T a b e l a  3 .  WYKAZ TRYBÓW PRACY UKŁADU I  SP0SÓ3 PODLACZANI A  WYPROWADZEŃ

S p o s ó b  p o d ł ą c z e n i a  w y p r o w a d z e ń W y p r o w a d z e n i e
s y g n a ł u
w y j ś c i o w e g o

O k r e s  s y g n a ł u  w y j -  j 
ś c i o w e g o  l u b  s z e r o 
k o ś ć  i m p u l s u

|
i

T r y b  p r o c y

i

Do

/ n r Uw y p r o

Do

^ SS
w a d z e n i a /

Wyp r o w a d z e *  
n i e  s y g n a ł u  
w e j ś c  i o w e g c

j
1 2 3 4 5 5 i

T r y b  p r a c y  m u l t i w i -  
b r a t o r a  a s t a b i l n e n o : -

a) m u l t i w i b r a t o r  
a s t a b i l n y 4 , 5 , 0 , 1 4 7 , 8  , 9 , 1 2 — 1 0 , 1 1 , 1 3

KM )
t A / 1 0 , 1 1 / = 4 , 4 0 » R * C

b) b r a m k o w a n i e  s y g 
n a ł e m  w y s o k i m 4 , 6 , 1 4 7 , 0 , 9 , 1 2 5 1 0 , 1 1 , 1 3 t A / 1 3 /  = 2 , 2 0 * R*C

c) b r a m k o w a n i e  s y g 
n a ł e m  n i s k i m 6 , 1 4 5 , 7 , 8 , 9  , 1 2 4 ■ 1 0 , 1 1 , 1 3

i
1

T r y b  p r a c y  m u l t i w i -  
b r a t o r a  m o n o s t a b i l -  
n e g o  :

i a )  w y z w o l e n i e  z b o 
c ze m na  r a s  t a j ę -  
cym . 4 , 1 4 5 , 6 , 7 , 9 , 1 2 0 1 0 , 1 1

b) ' -  w y z w o l e n i e  z b o 
c z o m o p a d a j ę c y m

1
4 , 8 , 1 4 5 , 7 , 9 , 1 2 6 1 0 , 1 1

KKK )
, tM / 1 0 , 1 1 7 = 2 , 4  AR-C

1

!
0
1



T a b e l a  3. c.d.

I
V ... ,..........  ...... , -

2 • 3 4 5 6

e}  p r a c a  w ' t r y b i e
•

p o w t ó r n e g o 4 , 1 4 5 , 6 , 7 , 9 8 , 1 2 . 1 0 , 1 1

w y z w a l a n i a MXM )

t M / 1 0 , 1 1 / = 2 , 4 3 * R * C

d }  t r y b  p r a c y

z e w n ę  t  r z n e g o  

z l i c z a n i a
X )i m p u l s ó w  '

5 , 6  , 7 , 8  ,
9 , 1 2

1 0 , 1 1

H ) •1 I m p u l s  w e j ś c i o w y  p o d ł ę c z o n y  do w y p r o w a d z a n i a  R E S E T . z e w n ę t r z n e g o  u k ł a d u  l i c z n i 

k a  a w y p r o w a d z e n i e  OUTPUT z e w n ę t r z n e g o  u k ł a d u  l i c z n i k a  do w y p r o w a d z e n i a  4 .

H H  )

t A -  o k r e s  i m p u l s u  / w y p e ł n i e n i e  5 0 % / .  
*»

MXX )

t  -  s z e r o k o ś ć  i m p u l s u ,

U w a g a :  we w s z y s t k i c h t r y b a c h  p r a c y  k o n i e c z n e  j e s t  p o d ł ę c z e n i e  e l e m e n t ó w  z e w n ę t r z n y c h

R i  C .



I N S T Y TU T  T E CH N O L OGI I  ELEKTRONOWEJ

A l  . L o t n i k ó w  3 2 / 4 6  
0 2 - c S S  W a r s z a w a

T e l .  4 3 5 4 0 1  
T l x :  8 1 5 5 4 7

Cels zł 120.- ' DrUk Z0INTS ITE zanf* 2 ^  /87 n *
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



CÊNlL'j IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

SZEŚCIOKROTNE BUFORY CMOS 
SZEŚCIOKROTNY INWERTER MOCY 
SZEŚCIOKROTNY WZMACNIACZ

MCY 74o49/64o49N 
MCY 74050/6405ON

MCY 74049/64049N i MCY 74050/64050N stosowane są jako bufory 
lub konwertery przesuwające poziom logiczny z wyższego na niż
szy przy zastosowaniu jednego napięcia zasilania. Napięcie 
wejściowe w stanie wysokim (Ujjj) może przewyższyć napięcie 
zasilania (Ucc).
Podstawowe cechy charakterystyczne:
- obciążalność: 2 układy TTL lub DTL,
- zakres napięć zasilania: 3 + 18 V,
- margines szumów
dla MCY 74049/64049N: 0,5 V przy Ucc * 5 V, 1 V przy Ucc>10 V,
dla MCY 74050/64050N: 1 V przy Ucc = 5 V, 2 V przy Ucc * 10 V,

2,5 V przy Ucc = 15 V,
- obudowa plastykowa 16-wyprowadzeniowa CE-71.

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A LO G O W A
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Rys. 1. Układy wyprowadzeń

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania

1)Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy
Moc rozpraszana na tranzystorze 
wyjściowym
Temperatura otoczenia 
Temperatura przechowywania

UCC
U,

'amb
'stg

zasilania 
,9,11,14 -wejścia 
,10,12,15 - wyjścia 
(masa)

5 ♦ 15 V 
0 ♦ 15 V 

Í 10 mA

<100 mW 
0 ♦ 70 °C 

-55 + 125°C

Wartości napięć wejściowych są niezależne od napięć zasi
lania, np. Ucc = 5 V, U j = 1 5 V .



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Tabela 1. PARAMETRY STATYCZNE

Nazwa parametru Symbol Jedn. T 1) min.
Wartość

m 2)
max.

Warunki pomiaru
25°C U0 [vl Ux [V] UDD[V^min typ. max-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spoczynkowy prąd IDD /uA 1 0,02 1 30 0;5 5
zasilania (całego / 2

4 0,02
0,02

2
4

60
120 — 0;10

0;15
10
15układu) 20 - 0,04 20 600 - 0;20 20

Prąd wyjściowy I0L raA 3,3 2,6 5,2 1,8 0,4 0;5 4,5
w stanie niskim 4 3,2 6,4 - 2,4 0,4 0;5 5

10 8 16 — ...5,6 0,5 0;10 10
26 24 48 - 18: ' 1,5 0;15 15'

Prąd wyjściowy I0H mA -1 -0,8 —1 , 6 —0 , 6 4,6 0;5 5
w stanie wysokim -4-2,2

-3,2 
-1,8

-6,4
-3,6 — -2,3

-1,3
2.5
9.5

0;5
0;10

5
10-6,6 -6 -12 - -4,4 13,5 0;15 15

Napięcie wyjściowe U0L V 0,05 - 0 0,05 0,05 0;5 5
w stanie niskim 0,05 - 0 0,05 0,05 - 0;10 100,05 0 0,05 0,05 mm 0;15 15
Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim

U0H V 4.95
9.95 

14,95
4.95
9.95 

14,95
510

15
-

4.95
9.95 

14,95 mm

0;5 . 0;10 
0;15

5
10
15



T ab ela  1 ,  c d .

i 2 3 ' 4 ...5 T  " " 7 g $ 10

Napięcie
wejściowe

o\o\ 
o o

UIL

1
2
2,5

- -
1
2
^5

1
2
2,5

*,5
9

13,5
5 . 

' 10 
15

w stanie 
niskim

o otn lpvo o
s a

V

1,5
34

Mn
mm

1,5
34

1.5
34

0,5
1
1,5 mm

5
10
15

Napięcie
wejściowe

CT3 OA
o o-d-

UIH V

4
8

12,5
4
8

12,5
-

mm

4
8

12,5
0,5
1
1,5

- 5
10
15

w stanie 
wysokim

74
05

0
64

05
0 3,5

711
3,5
711

• 3,5
7

11
4,5
9

13,5
mm 510

15

Prąd wejściowy ^uA ±0,1 - ±10~5 ±0,1 ±1 - 0;18 18

1> o 2) 0 
Tmln. * 0 C • Tmax ' 70 0

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być podłączone do Uss lub Ucc



T ab ela  2 .  PARAMETRY DYNAMICZNE (Tamb» 2 5 °C , t r = t f  »  20  n a , CL «  50 p F * » « 2 0 0  kQ )

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość Warunki pomiaru

• MCY 74049N MCY;74050N ux [V] ucc [v]typ. max. typ. max

60 120 70 140 5 5Czas propagacji
^PT H ns 32 65 40 80 10 10

45 90 45 90 10 5
25 50 30 60 15 15
45 90 40 80 15 5

32 65 55 110 5 5Czas propagacji tPHL ns 20 40 22 55 10 10
15 30 50 100 10 5
15 30 15 30 15 1510 20 50 100 15 5

Czas narastania "̂ TT P ns 80 160 80 160 5 5sygnału wyjś I L»rl 40 80 40 80 10 10ciowego 30 60 30 60 15 15
Czas opadania ^THT ns ■30 60 30 60 5 5sygnału wyjś 20 40 20 40 10 10ciowego 15 30 15 30 15 15

Pojemność
wejściowa ci PF 15 22,5 5 7,5 Wszystkie wejścia
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Rys. 2. Definicje parametrów dynamicznych
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IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

UKŁADY MULTIPLEKSERÓW/DEMULTIPLEKSERÓW CMOS

MCY 7 4 0 5 1 N ,  MCY 7 4 0 5 2 N ,  MCY 7 4 0 5 3 N ,
MCY 6 4 0 5 1 N ,  MCY 6 4 0 5 2 N ,  MCY 6 4 0 5 3 N .

U k ł a d y  MCY 7 4 0 5 1 N ,  MCY 7 4 0 5 2 N ,  MCY 7 40 5 3N w y t w a r z a n e  są w t e c h 

n o l o g i i  CMOS z b r a m k ą  a l u m i n i o w ą .  Z b u d o w a n e  są z w z b o g a c a n y c h

t r a n z y s t o r ó w  p -  i  n - k a n a ł o w y c h  w y t w o r z o n y c h  na j e d n e j  p ł y t c e

m o n o k r y s z t a ł u .  I c h  p o d s t a w o w e  p r z e z n a c z e n i e  t o  p r a c a  j a k o  a n a 

l o g owe  i  c y f r o w e  m u l t i p l e k s e r y / d e m u l t i p l e k s e r y , p r z e t w o r n i k i  

s y g n a ł ó w  a n a l o g o w y c h  na c y f r o w e  i  o d w r o t n i e  o r a z  j a k o  u k ł a d y  

b r a m k u j ą c e  s y g n a ł y .

U k ł a d y  t e  o d z n a c z a j ą  s i ę  m a ł ą  i m p e d a n c j ą  w s t a n i e  w ł ą c z a n i a  

i  b a r d z o  ma ł y m p r ą d e m  u p ł y w u  w s t a n i e  w y ł ą c z e n i a .  K a ż d y  z u k ł a 

dów ma w e j ś c i e  z e z w o l e n i a  / I N H / .  S t a n  w y s o k i  p o d a n y  na t o  w e j 

ś c i e  b l ó k u j e  d z i a ł a n i e  u k ł a d u .  P o s z c z e g ó l n e  u k ł a d y  r ó ż n i ą  s i ę  

m i ędzy  s o b ą  o r g a n i z a c j ą  l o g i c z n ą .

Uk ł ad  MCY 7 4 0 3 1 N ,  MCY 640 5 1N j e s t  p o j e d y n c z y m ,  o ś m i o k a n a ł o w y m  

m u l t i p l e k s e r e m / d e m u l t i p l e k s e r e m  o t r z e c h  w e j ś c i a c h  s t e r u j ą c y c h  

A, B,  C.  T r z y  w e j ś c i a  s t e r u j ą c e  w y b i e r a j ą  j e d e n  z o ś m i u  k a n a ł ó w  

p o d ł ą c z a j ą c  go do w s p ó l n e g o  b u f o r a  w e / w y .

Uk ł ad  MCY 7 4 0 5 2 N ,  MCY 6 40 5 2N j e s t  p o d w ó j n y m  c z t e r o k a n a ł o w y m  

m u l t i p l e k s e r e m / d e m u l t i p l e k s e r e m  o dwó c h  w e j ś c i a c h  s t e r u j ą c y c h  

A i  B.  W e j ś c i a  s t e r u j ą c e  w y b i e r a j ą  po j e d n y m  k a n a l e  z c z t e r e c h  

z obydwu g r u p  i  p o d ł ą c z a j ą  j e  do  b u f o r ó w  w e / w y .

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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U k ł a d  MCY 7 4 0 5 3 N ,  MCY 6 4 0 5 3 N  j e s t  p o t r ó j n y m ,  d w u k a n a ł o w y m  mul -  

t i p l e k s e r e m / d e m u l t i p l e k s e r e m  o t r z e c h  n i e z a l e ż n y c h  w e j ś c i a c h  

s t e r u j ą c y c h  A,  B,  C.  K a ż d e  z w e j ś ć  s t e r u j ą c y c h  w y b i e r a  j e d e n  

z d wó c h  k a n a ł ó w  p o d ł ą c z a j ą c  go do J b u f o r a  w y j ś c i o w e g o .

U k ł a d y  u m o ż l i w i a j ą  m u l t i p l e k s o w a n i e / d e m u l t i p l e k s o w a n i e  s y g n a 

ł ó w  a n a l o g o w y c h  o a m p l i t u d z i e  -do 2 0  Vp _ pJ p r z y  a m p l i t u d z i e  

c y f r o w y c h  s y g n a ł ó w  s t e r u j ą c y c h  dd  4 , 5  do 20 V / j  e ż e l i  U0 0 - U ss = 

= 3 V, t o  można s t e r o w a ć  s y g n a ł a m i  o a m p l i t u d z i e  U g g - U ^  = 13 V; 

p r z y  r ó ż n i c y  p o t e n c j a ł ó w  Ugp-U^g-  p o w y ż e j  13 V wymagana  j e s t  

p r z y n a j m n i e j  r ó ż n i c a  n a p i ę ć  U g g - l i g g  = 4 , 5  V / .  P r z y k ł a d o w o ,  gdy

UDD = + 5  V ’ USS = 0  v i  u ee = ~ 1 3 ’ 5  V t  t o  s Y9 n a ł y  a n a l o g o w e  
o n a p i ę c i a c h  w g r a n i c a c h  1 3 , 5  do  4 , 5  V mogą b y ć  p r z e ł ą c z a n e  

s y g n a ł a m i  s t e r u j ą c y m i  o a m p l i t u d z i e  od 0 do  5 V.

Mj--8.30max^

16
j -i n  n  n  n  n  n  n £ o cLDm 

u5 
•

LU

T J ~0 ' L_J~I I □  I— > I— I LJ

D-20.32 max

R y s .  I .  Z w y m i a r D w a n a  o b u d o w a  t y p u  C E - 7 1



a) b)

l /04 [ 1 16 ]  UDD i / OY Ą  [ 1 16 ] UDD

l |06 [ 2 15 ]  l f0 2 I / O Y 2  [ 2 15 ]  ll 0X2

COM O/l [ 3 14 ] l | 0 1 COMYO/ l  [ 3 14 ]  1/ 0 x 1

1/07 [ 4 13 ]  i/ogS l / 0 Y 3  [ 4 13 ]COM XO/ l

l /05 [ 5 1 2 ] l | 0 3 I /OY1 [ 5 1 2 ]  r/ox<£

INH [ 6 11 ] a INH [ 6 11 ]  l / 0 X  3

UEE i 7 10] B ue e C
7 10] A

uss C 8 9 ]c USS [ 8 9 ] B

c)

i/o by [ 1 16 3 UDD

i/d bx [ 2 15 1 COM O/l 
J bx lub by

i/o cy [ 3 14 ]  COM O/l 
o x l u b a y

como/i r
cxlubcy

4 13 ]  i / O a y

i/o cx £ 5 12 ]] l /Oax

I N H [ 6 11 ]  a

I__
1U
J 7 10 ]  B

Uss t- 8 9 ]  c

OPIS WYPROWADZEŃ

UOD

SS

EE

EE <  USS<  UDD

-  n a p i ę c i e  z a s i l a n i a  +

-  n a p i ę c i e  z a s i l a n i a  U

-  n a p i ę c i e  z a s i l a n i a  -  

A , B , C  -  w e j ś c i a  s t e r u j ą c e  

1/0 -  w e j ś c i a / w y j ś c i a  k a n a ł ó w

COM 1 / 0  -  w s p ó l n e  w e j ś c i a / w y j ś c i a  

INH -  w e j ś c i a  z e z w o l e n i a

UWAGA

Gdy u k ł a d y  są  u ż y w a n e  j a k o  d e m u l t i p l e k -  
s e r y ,  w y p r o w a d z e n i a  1 / 0  są  w y j ś c i a m i ,  
a w y p r o w a d z e n i a  COM 1 / 0  s ł u ż ą  j a k o  
w e j ś c i a

2 . K o n f i g u r a c j a  i  o p i s  w y p r o w a d z e ń  u k ł a d ó w :  a )  MCY 7 4 0 5 1 N ,  
WY 6405111, b )  MCY 7 4 0 5 2 N ,  MCY 6 4 0 5 2 N ,  c )  MCY 7 4 0 5 3 N ,  MCY 6 40 5 3 N



2:X o OT >

H y s .  3.  S c h e m a t  b l o k o w y  u k ł a d ó w  MCY 7 40 5 1 N  i  MCY 6 4 0 5 1 N .
b r a m k i  t r a n s m i s y j n e

OT -
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CD

Ry;

O
$
w'-o
XODO»N*O£

o
x

5JT>'wlO
££C.(/>!o
TT
Q
D
Q/v-O.£
X

Wspólne wyjście/wejśtieY Wspólne wyjście wejście X 
(COM 0/1  Y) (COM O/l X)

4.  S c h e m a t  b l o k o w y  u k ł a d ó w  MCY 74052M i  MCY 6 4 0 5 2 N .  BT
b r a m k i  t r a n s m i s y j n e



16 of Uf  DD

Wspólne 
wy/we (COM o/l) 

cx l ub  cy

Wspólne 

wy /we (COM 0(1) 
bx lub by

Wspólne 
wy/we (COM pfl S 
ax lub ay

i
ON
I

Wejścia/wyjścia kanałów
( r/o)

Hys.5. Schematy blokowe u k ł a d ó w  MCY 74G53N/MCY 6 4 0 5 3 N .  A -  u k ł a d y  d o p a s o w a n i a  p o z i o m ó w  lo* 
gicznych, 0 - dekodery j e d n e g o  z d wó ch  z w e j ś c i e m  z e z w a l a j ą c y m ,  BT -  b r a m k i  t r a n s m i s y j n e
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T a b e l a  s t a n ó w  p o s z c z e g ó l n y c h  u k ł a d ó w

1

S t a n  w e j ś ć Nu me ry  k a n a ł ó w

Z e z w o l e n i e C B A w ł ą c z o n y c h

MCY 7 4 0 5 1 N , MCY 6  4 0 5 1 N

0 0 0 0 0

0 0 0 1 ' 1

0 0 1 0 2

0 0 1 1 3

0 1 0 0 4

0 1 0 1 5

0 1 1 0 6

0 1 1 1 7

1 X X X -

MCY 7 4 0 5 2 N , MCY 640 5 2N '

Z e z w o l e n i e B A

0 0 0 0 x , Oy

0 0 1 l x ,  l y

0 1 0 2 x ,  2 y

0 1 1 3 x ,  3y

1 X X -

MCY 7 4 0 5 3 N , MCY 64053N

Z e z w o l e n i e A l u b  B l u b  C

0 0 ax l u b  bx  l u b  cx

0 1 a y  l u b  by  l u b  c y

1
1

X -

ii x
X -  n i e  d o t y c z y
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C e c h y  c h a r a k t e r y s t y c z n e :

-  z a k r e s  n a p i ę ć  z a s i l a n i a  3 - 1 8  V,

-  w s z y s t k i e  w e j ś c i a  i  w y j ś c i a  b u f o r o w a n e ,

-  w s z y s t k i e  w e j ś c i a  i  w y j ś c i a  z a b e z p i e c z o n e  p r z e d  p r z e b i c i e m  

ł a d u n k i e m  e l e k t r o s t a t y c z n y m ,

-  s y m e t r y c z n e  c h a r a k t e r y s t y k i  w y j ś c i o w e  w s t a n i e  n i s k i m  

i  w y s o k i m ,

-  s z e r o k i  z a k r e s  p r z e ł ą c z a n y c h  n a p i ę ć  a n a l o g o w y c h  2 0  Vp _ p ,

-  n i s k a  r e z y s t a n c j a  p r z e w o d z e n i a  k a n a ł u  -  1 2 5 0  t y p o w o  p r z y

UOD~UEE = 1 5  V>

-  m a k s y m a l n y  p r ą d  k a n a ł u  -  25 mA,

-  m i n i m a l n a  r e z y s t a n c j a  o b c i ą ż e n i a  -  1 0 0 O .

■DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a  Ugg - 0 > 5  i- 20 V

l a  p i ę c i e  w e j ś c i o w e  U j  - 0 , 5  *• UgD + 0 , 5  V

I r a n i c z n y  p r ą d  w e j ś c i o w y  I j  mA

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  p r a c y  ^amb ci*a 7 4 . . . N 0 t  70 C
d l a  MCY 64 .. .N -40 i- 85°C

orZ a k r e s  t e m p e r a t u r  . 

p r z e c h o w y w a n i a  ^ s t q  ^  ^

T e m p e r a t u r a  l u t o w a n i a :

-  r ę c z n e g o  / m a x .  4 s /  ^ s o l  3 5 0 ° C

-  a u t o m a t y c z n e g o  270  C

M a k s y m a l n a  moc s t r a t  PQ 500 mW



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I  DYNAMICZNE DLA UKŁADÓW MCY 74051N,  MCY 74052N,  MCY 74053N 

MCY 6 4 0 5 I N , MCY 64052N,  MCY 64053N

Nazwa p a r a m e t r u S y m b o l J e d n .

W a r t o ś c i  g r a n i c z n e W a r u n k i p o m i a r u

t  . * >  
m i n

2 5° C
t max

UI

[V]

uss
[V]

UEE

[V]

1 UDD 

[V]m i n t y p max

1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 0 1 1 1 2

5 - 0 , 0 4 5 150 0 ;  5 — — 5

S p o c z y n k o w y  p r ą d  z a s i l a n i a I n n pA 1 0 - 0 , 0 4 1 0 300 0  ; 1 0 - - 1 0

2 0 - 0 , 0 4 2 0 600 0  ; 15 - - 15

1 0 0 -■ 0 , 0 8 ]  1 0 0 3 000 0 ; 2 0 - - 2 0

850 - 470 1050. 1 2 0 0 0 ;  5 0 0 5

R e z y s t a n c j a  w ł ą c z o n e g o  k a n a ł u
r on

O 330 - 180 400 520 0 ; 1 0 0 0 1 0

2 1 0 - 125 240 300 0 ;  15 0 0 15

R ó ż n i c e  o p o r n o ś c i  p o m i ę d z y  d wo  A 'R0 N Q
- - 15 n - - 0 0 5

ma k a n a ł a m i  w j e d n e j  o b u d o w i e
— - 1 0 - - - 0 0 1 0

- - 5 - - - 0 0 15

P r ą d  u p ł y w n o ś c i  w y ł ą c z o n e g o
I  T c U A i l O - 5 1  0 , 1 0 0 18

k a n a ł u I b



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE c.d.
1—  - ................. 1 ■ ' •■■■■■.................. ..... y ... " '  y 4 ' ■“ A - ~ 7 8  ' 9 1 0 1 1 1 2

jp.o j e m n o ś ć  w e j ś c i o w a  w a j ś ć  

13  o a 1 n g o w y c h
f- ■ - .... ’ .. ..............

CI S pE - - 5 - - 5 - 5 5

MCY 7 4 0 5 I M,  
MCY 6 4 0 5 1 N . C0S pF - - 30 - - - - 5 - 5 5

j P o j e m i o ś ć  w y j ś c i o w a  

i
C0S pF - - 18 - - - - 5 - 5 5

MCY 7 4 0 5 3 N ,  
MCY 6 4 0 5 3 N .

1 -

p
u os PF 9 - - 5 - 5

---------

5

¡Czas p r o p a g a c j i  s y g n a ł u

z w y j ś c i a  na w y j ś c i e , - - 30 60 - - - - 5

^ I S  “  s Y 9 n a 1 p r o s t o k ą t n y  
o a m p l i t u d z i e

t pd ns
. .

15

1 0

30

2 0
; ; ■

1 0

15
R. = 200  kO,  C. = 50 p F ,  

L t  = t f  = 2 0  ns

¡ N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  w s t a n i e  n i  1 , 5 - - 1 , 5 1 , 5 5
s k i m .  I j g  = 2 p A ,  na w s z y s t k i c h UT, V 3 - - 3 3 1 0

w y ł ą c z o n y c h  k a n a ł a c h 4 - - 4 4 UEE = 15 .

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  w s t a n i e  

w y s o k i mL UIH V
3 , 5

7

1 1

-

3 , 5

7

1 1

- 3 , 5

7

11

“  USS 5

1 0

15



E L E K T R Y C Z N E  P A R A M E T R Y  S T A T Y C Z N E  I  D Y N A M I C Z N E  c . d .

/ -------  ■ ■ -'""I 2 ' 3
.. . h------

' 5 " '  € ~  ' 7 b  ' ' 9 1 0 u 1 21 ■ ■ 
P r ą d  w e j ś c i o w y

T I
pA ± 0 , 1 - ±  1 0 ' 5 ± 0 , 1 ± 1 0 * ł & - - 18

Cz as  p f r o p o g a c j i  a d r e s u  do s y g  - - 360 720 - - 0 0 5

n a ł u  na w y j ś c i u  / k a n a ł y  w ł ą c z o  t ns - - 160 320 - - 0 0 1 0

ne l u b  w y ł ą c z o n e /  t r  = t  ^ =
pa - - 1 2 0 240 - - 0 0 15

= 20 n s ,  = 50 pF - - 225 450 - - 0 - 5 5

C zas  p r o p a g a c j i  s y g n a ł u  z e z w o  - - 360 720 - - 0 0 5

l e n i a  na w y j ś c i e ,  k a n a ł y  w ł ą  +
>

ns
- - 160 320 - - 0 0 1 0

c z o n e  t  = = 2 0  n s ,
p I N - - 1 2 0 240 - - 0 0 15

CL = 50 p F ,  Rl = 10 kO - - 2 0 0 4 00 - - 0 - 1 0 5

Cz a s  p r o p a g a c j i  s y g n a ł u  z e z w o  - - 2 0 0 450 - - 0 0 5

l e n i a  na w y j ś c i e ,  k a n a ł y  w y ł ą  + ns - - 90 2 1 0 - - 0 0 1 0

c z o n e  t  = t -  = 2 0  n s ,r  i
p I F - - 70 160 - - 0 0 15

CL = 50 p F ,  Rl = 300  k Q - - 130 300 - - 0 - 1 0 5

P o j e m n o ś ć  w e j ś c i o w a  w e j ś ć  a d r e 
C t M pF 5 7 > 5

_ |

s o w y c h  i  w e j ś c i e  z e z w o l e n i a I N

I M a k s y m a l n ' 8  z n i e k s z t a ł c e n i a  h a r -  

m o n i c z n e  = 40 kQ,  U j t hd
0//a - -

0 , 3

0 , 2

0 , 1 2

- -

2

3

5

UEE =

= u s s

5

1 0

15
... ..—..... ......---... —-—-— ■ " '■ — ■ — —

t  . = 0°C,  t  = 70°C d l a  s e r i imin ’ max
MCY 7 4 . . ,N: t  . = -4Q0 C, t  

’ min ’ max = 85°C d l a  s e r i i  MCY 6 4 . . N.

sygna ł  we j śc i owy  j e s t  s i n u s o i d a l n y  symet ryczny  wokół  - I W / 2 o c z ę s t o t l i w o ś c i  f = 1 kHz.

Uwaga: w s z y s t k i e  n i e  wykorzys tane  w e j ś c i a  powinpy być odpowiedn io  spo laryzowane p rzez  pod ł ą c z e n i e  do Ugg 
l u b  UDQ.
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WYMAGANIA DODATKOWE 

P r z e c h o w y w a n i e  i  t r a n s p o r t  w y r o b u

U k ł a d y  p o w i n n y  b y ć  p r z e c h o w y w a n e  w s p o s ó b  z a p e w n i a j ą c y  zwarcie 

e l e k t r y c z n e  w s z y s t k i c h  w y p r o w a d z e ń .  Z a l e c a n e  j e s t  s t o s o w a n i e  

g ą b k i  p r z e w o d z ą c e j ,  f o l i i  a l u m i n i o w e j  l u b  i n n y c h  m a t e r i a ł ó w  

p r z e w o d z ą c y c h .

M o n t a ż  u k ł a d ó w

P o d c z a s  m o n t a ż u  u k ł a d ó w  z a l e c a n e  j e s t  s t o s o w a n i e  o b r ą c z e k  uzie

m i a j ą c y c h  o r e z y s t a n c j i  1 MO do z i e m i ,  u z i e m i e n i e  s t o ł u  monta

ż o w e g o ,  u z i e m i e n i e  n a r z ę d z i  m o n t a ż o w y c h  / j a k  n p .  l u t o w n i c a / .  

N i e d o z w o l o n y  j e s t  m o n t a ż  i  d e m o n t a ż  u k ł a d ó w  p od  n a p i ę c i e m  na 

k t ó r y m k o l w i e k  z w y p r o w a d z e ń .

U k ł a d y  a p l i k a c y j n e

W s z y s t k i e  n i e  w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a  p c . w i n n y  b y ć  p o ł ą c z o n e  z mas- 

/ H ^ y /  l u b  z a s i l a n i e m  / U g g /  o d p o w i e d n i o  do p e ł n i o n e j  f u n k c j i  lo
g i c z n e j .

INSTYTUT TECHNOLOGI I  ELEKTRONOWEJ

A l .  L o t n i k ó w  3 2 / 4 6  
02-660 Warszawa’
tul. 435401 
tJx. 0 1 5 6 4 7

G t y e z o ń  1907 ^  ^
Cena 120 z ł  D r u k  Z 0 I NT E  I TE  z a m . /  87

PRAWO REPRODUKCJI  ZASTRZEŻONE



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

PROGRAMOWANY D Z I E L N I K  CZĘSTOTLIWOŚCI  MCY 7 4 0 5 9
MCY 6 4 0 5 9

Uk ł ad  MCY 7 4 0 5 9 ,  MCY 6 4 0 5 9  j e s t  p r o g r a m o w a n y m  d z i e l n i k i e m ,  

mogącym p o d z i e l i ć  c z ę s t o t l i w o ś ć  s y g n a ł u  w e j ś c i o w e g o  / C L /  p r z e z  

dowo l ną  l i c z b ę  N z a w a r t g  w p r z e d z i a l e  3 <  N 1 5 9 9 9 .

Sygna ł  w y j ś c i o w y  ma p o s t a ć  i m p u l s ó w  o s z e r o k o ś c i  r ó w n e j  o k r e 

sowi  s y g n a ł u  w e j ś c i o w e g o  / C L /  i  c z ę s t o t l i w o ś c i  r ó w n e j  c z ę s t o 

t l i w o ś c i  s y g n a ł u  w e j ś c i o w e g o  p o d z i e l o n e j  p r z e z  z a d a n ą  l i c z b ę  

N. P o j e d y n c z e  w y j ś c i e  u k ł a d u  / O U T /  mo ż e  w y s t e r o w a ć  b r a m k ę  T T L . 

D z i e l n i k  u s t a w i a n y  j e s t  z a  p o m o c ą  s z e s n a s t u  w e j ś ć  u s t a w i a j ą -

cych 31 .* aiB-
W e j ś c i a  u s t a w i a j ą c e  K g , i  K o k r e ś l a j ą  t r y b  p r a c y  / M O D E /  

p i e r w s z e j  i  o s t a t n i e j  s e k c j i  d z i e l n i k a  / r y s .  1 /  z g o d n i e  z  

z a m i e s z c z o n ą  t 8 b e l ą  3 .

S t o p i e ń  d z i e l n i k a  u s t a w i a n y  s y g n a ł e m  3 ^  j e s t  z a w s z e  n a j m n i e j

znaczącym b i t e m  d z i e l n i k a  / L S S / .  S t o p n i e  d z i e l n i k a  u s t a w i a n e

s y g n a ł a m i  3 ^ ,  3 ^  i  3 ^  w z a l e ż n o ś c i  o d  w y b r a n e g o  t r y b u  p r a c y

nogę b y ć  u m i e s z c z o n e  p r z e d  l u b  z a  w e w n ę t r z n y m i  s e k c j a m i  d z i e l 
n i k a .

P r z y k ł a d o w o , d l a  t r y b u  p r a c y  •£• 2 , t y l k o  j e d e n  p r z e r z u t n i k  u -  

n i e s z c z a n y  j e s t  w p i e r w s z e j  s e k c j i  l i c z ą c e j ,  d l a t e g o  o s t a t n i a .  

P i ę t a  s e k c j a  s k ł a d a  s i ę  z  t r z e c h  p r z e r z u t n i k ó w . S e k c j a  t a  mo -  

2e b yc  u s t a w i o n a  b i n a r n i e  na m a k s y m a l n ą  l i c z b ę  7  o w a r t o ś c i  

t y s i ę c y  / 7  x  1 0 0 0 / »

Ten t r y b  p r a c y  j e s t  w y b r a n y ,  g d y  na  w e j ś c i u  K , i  Kc z o s 

t a n i e  p o d a n y  s t a n  w y s o k i  / I  l o g i c z n a / .  W t y m  p r z y p a d k u  w e j ś c i e  

^ 1  u ż V " a n e  j e s t  do u s t a w i a n i a  p i e r w s z e j  s e k c j i ,  a w e j ś c i a  3^ .

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A
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D3 , D ą  do u s t a w i a n i a  o s t a t n i e j ,  p i ę t e j  s e k c j i  l i c z ę c e j .  J e ż e 

l i  w y b r a n y  j e s t  t r y b  p r a c y  Ą  1 0  / K  , Kb -  s t a n  w y s o k i ,  Kc -  

s t a n  n i s k i /  w e j ś c i a  o d  3 do 3 ^  u ż y w a n e  s ę  do u s t a w i a n i a  

p i e r w s z e j  s e k c j i  l i c z ę c e j j  w t y m  p r z y p a d k u  n i e  ma o s t a t n i e j ,  

p i ą t e j  s e k c j i  l i c z ę c e j .  P o ś r e d n i e  s e k c j e  l i c z ę c e ,  s ę  t o  t r z y  

k a s k a d o w o  p o ł ę c z o n e  l i c z n i k i  BCD /  7  10  / ,  u s t a w i o n e  z a  p o m o -  

cę w e j ś ć :  0 5  4  ^ 1 6<

D o p r o w a d z e n i e  s y g n a ł u  z e g a r o w e g o  do u k ł a d u  po u s t a w i e n i u  l i 

c z n i k a  na l i c z b ę  N p o w o d u j e  z l i c z a n i e  r e w e r s y j n e  do m o m e n t u ,  

aż  u k ł a d  d e t e k c j i  l i c z n i k a  w y k r y j e  s t a n  z e r a ,  w t e d y  u k ł a d  u -  

s t a w i a n i a  p o n o w n i e  u s t a w i a  s t a n  l i c z n i k a  na l i c z b ę  N o r a z  w y 

t w a r z a  i m p u l s  w y j ś c i o w y .

U s t a w i a n i e  l i c z n i k a  na  z a ł o ż o n ę  l i c z b ę  N u z y s k u j e  s i ę  z g o d n i e  

ze  w z o r e m :

N a ^ T r y b  p r a c y  ( l O O O  x l i c z b a  u s t a w i o n a  w 5 s e k c j i

+ 1 0 0 x  l i c z b a  u s t a w i o n a  w 4  s e k c j i  + 1 0 x  l i c z b a  u s t a w i o n a  

w 3  s e k c j i  + l x  l i c z b a  u s t a w i o n a  w 2  s e k c j i )  + l i c z b a  u -  

s t a w i o n a  w 1  s e k c j i .

W c e l u  o b l i c z e n i a  l i c z b y  u s t a w i o n e j  d l a  d o w o l n e j  l i c z b y  N n a 

l e ż y  l i c z b ę  N p o d z i e l i ć  p r z e z  w s p ó ł c z y n n i k  p o d z i a ł u ^ t z n . t r y b  

p r a c y  / M O D E / .  W y n i k  o d p o w i a d a  c y f r o m  u s t a w i a n y m  w p o s z c z e g ó l 

n y c h  s e k c j a c h  r id p i ę t e j  do  d r u g i e j ,  z  r e s z t ę  b ę d ę c ę  w a r t o ś c i ę .  

k t ó r ę  n a l e ż y  u s t a w i ć  w p i e r w s z e j  s e k c j i ,

N_____________ .
l i c z b a  u s t a w i a n a  = t r y t, p r a c y  / M O D E /  *

O t o  p r z y k ł a d y :

l )  N = 8 4 7 9  i  t r y b  p r a c y  = 5

w a r t o ś ć  u s t a w i a n a  = 8 4 7 9  4  5 = 1 6 9 5  z r e s z t ę  4 ,  a z a t e m  

w e j ś c i a  u s t a w i a j ę c e  m u s z ę  p r z y b r a ć  n a s t ę p u j ę c e  w a r t o ś c i :

K a = 1 ,  K b = 0 . Kc  = 1 . / " I -  = U0 D , - 0 -  = Us s /

#) T r y b  p r a c y  / M O D E /  = w s p ó ł c z y n n i k  p o d z i a ł u  p i e r w s z e j  s e k c j i  

/ 1 0 ,  8 ,  5 ,  4  l u b  2 / .
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4 1 5 9
JL,

6
r

J 2 ° 4 ° 6  ° 7 ° 8 ° 9 D10  ° 1 1 D 1 2  ° 1 3 ° 1 4  3 1 5
3

0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 i 0

2) N = 1 2 3 8 2 ,  t r y b p r a c y  = 8

w a r t o ś ć u s t a w i a n a  = 1 2 3 8 2  = 1 5 4 7 z r e s z t ą 6

K = 
a ? ' ><b = o . K = 1 

c

6
----A _

1 7 • 4 5

3 i
0

3 2
1

^ 3
1

3 4  3 6 
1 1

° 6  ° 7  
1 1

3 8
0

t

D 9

0
G10  ° 1 1  
0 1

^ 1 2  J 13  
0 1

° 1 4  °15 
0 1 0

3) N = 8 4 7 9  i  t  r y b p r a c y  = 10

w a r t o ś ć u s t a w i a n a  = 0 8 4 7  z r e s z t ę  9

K = 
a 1 . K b = 1 , K = 0 

c

9 7 4 8

D2 ° 3

\ r~ ■ ■

4 5 ° 6  ° 7 ° 8 ° 9 3 10  0 11 ° 1 2  3 13 ° 1 4  3 15 ] l:

i 0 0 1 1 1 1 0 0 0  1 0  0 0  0 1

W e j ś c i a  u s t a w i a j ą c e  t r y b  p r a c y  / M O D E /  p o z w a l a j ą  n a  s e p a r a c j ?  

k a n a ł ó w  w s y n t e t y z ę r z e  c z ę s t o t l i w o ś c i  o 1 0 ;  1 2 ;  5 ;  2 0 ;  25 i -  

c z ę ś c i .  W e j ś c i a  t e  r ó w n i e ż  o k r e ś l a j ą  m a k s y m a l n ą  w a r t o ś ć  N na 

9 9 9 9  / g d y  p i e r w s z a  s e k c j a  d z i e l i  p r z e z  5 l u b  1 0 / ,  l u b  na 1595® 

/ g d y  p i e r w s z a  s e k c j a  d z i e l i  p r z e z  8 ,  4 l u b  2 / .  D e k a d y  t r z e c h  

p o ś r e d n i c h  s e k c j i  mogą  b y ć  u s t a w i o n e  b i n a r n i e  m a k s y m a l n i e  na 

w a r t o ś ć  1 5  z a m i a s t  9 ,  na  p o z y c j i  j e d y n e k ,  d z i e s i ą t e k  i  setek.  

P r z y k ł a d o w o ,  p r z y  t r y b i e  p r a c y  4  8 ,  l i c z b a  o d  k t ó r e j  p o ś r e d 

n i e  s e k c j e  z l i c z a j ą  w d ó ł ,  może b y ć  u s t a w i o n a  n a :

t r z e c i a  s e k c j a  1 5 0 0  

d r u g a  s e k c j a  1 5 0

p i e r w s z a  s e k c j a  15

1 6 6 5
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0 3 t a t n i a  s e k c j a  może  b y ć  u s t a w i o n a  m a k s y m a l n i e  na  1 z  w a g ę  

t y s i ę c y .  Suma t y c h  l i c z b  / 2 6 6 5 /  r a z y  8  d a j e  2 1 3 2 0 .  P i e r w s z a  

s e k c j a  może b y ć  u s t a w i o n a  m a k s y m a l n i e  na l i c z b ę  7 ,  c o  d a j e  

l i c z b ę  2 1 3 2 7 ,  k t ó r a  j e s t  m a k s y m a l n ę  m o ż l i w o ś c i ę  do  u s t a w i e n i a  

w t r y b i e  p r a c y  -4 8 .

N a j w i ę k s z e  d o p u s z c z a l n e  z a k r e s y  p o d z i a ł u  d l a  r ó ż n y c h  t r y b ó w  

p r a c y  p r z e d s t a w i o n e  z o s t a ł y  w t a b . 3 .

W e j ś c i a  u s t a w i a j ę c e  i  Kc mogę b y ć  r ó w n i e ż  u ż y t e  do " w y ł ę -  

c z e n i a "  l i c z n i k a  / M a s t e r  P r e s e t / .  W t ym p r z y p a d k u  p r z e r z u t n i -  

k i  w l i c z n i k u  u s t a w i o n e  s ę  z g o d n i e  z  w e j ś c i a m i  u s t a w i a j ę c y m i  

3^ -4 l e c z  l i c z n i k  n i e  z l i c z a  i  p o z o s t a j e  w t y m  s t a n i e

t a k  d ł u g o ,  j a k  na  w e j ś c i a c h  i  Kc p o z o s t a j e  n i s k i  / " O " / .  

L i c z n i k  z a c z n i e  z l i c z a ć  r e w e r s y j n i e  o d  u s t a w i o n e j  w a r t o ś c i  

d o p i e r o  w t e d y ,  g d y  t r y b  p r a c y  b ę d z i e  r ó ż n y  od  s t a n u  " w y ł ę c z e -  

n i a "  / M a s t e r  P r e s e t / .  O e ż e l i  c h c e m y  " w y ł ę c z y ć "  l i c z n i k ,  t o  

s y g n a ł y  s t e r u j ę c e  w e j ś ć  i  K m u s z ę  b y ć  r ó w n e  0  l o g i c z n e m u  

p r z e z  c o  n a j m n i e j  t r z y  o k r e s y  s y g n a ł u  z e g a r o w e g o  CL / w e j 

ś c i o w e g o / .

Po “ w y ł ę c z e n i u "  l i c z n i k a  a n a s t ę p n i e  p r z e j ś c i u  do d o w o l n e g o  

t r y b u  p r a c y ,  p i e r w s z e  n a r a s t a j ę c e  z b o c z e  s y g n a ł u  z e g a r o w e g o  

CL z m i e n i a  s t a n  w e w n ę t r z n e g o  p r z e r z u t n i k a , t a k  ż e  z l i c z a n i e  

w d ó ł  z a c z y n a  s i ę  o d  d r u g i e g o  n a r a s t a j ę c e g o  z b o c z a  s y g n a ł u  

z e g a r o w e g o .  D l a t e g o  po  w y ł ę c z e n i u  l i c z n i k a ,  l i c z n i k  z l i c z a  o 

j e d e n  i m p u l s  w i ę c e j ,  z a n i m  z m i e n i  s i ę  s t a n  na  w y j ś c i u .  R y s .  2 

p r z e d s t a w i a  d z i a ł a n i e  l i c z n i k a  w t r y b i e  p r a c y  - * 8  od  u s t a w i a 

nego  s t a n u  3 .

'■ jirinnnnnnrijir
Kc

(KQłKb=0)
Wewnętrzny

s t J n 3 3 3 3  2 1  3 2  1 3
l i c z  ni l

Wyjście

Ry s .  2 .  D z i a ł a n i e  l i c z n i k a  w t r y b i e  p r a c y  - » 8  o d  u s t a w i a n e g o
s t a n u  3

L



- 6 -

J e ż e l i  w e j ś c i a  K, i  K z o 3 t a ł y  u s t a w i o n e  na p o z i o m  0 ,  w c z a -  
J b c

s i e  k r ó t s z y m  od  d w ó c h  o k r e s ó w  s y g n a ł u  z e g a r o w e g o  l u b  m n i e j 

s z y m ,  p r z e d  p o j a w i e n i e m  s i ę  i m p u l s u  w y j ś c i o w e g o ,  i m p u l s  t en  

p o j a w i  s i ę  w o c z e k i w a n y m  c z a s i e .  P o j a w i e n i e  s i ę  i m p u l s u  w y j 

ś c i o w e g o  p o w o d u j e  u s t a w i e n i e  s t a n u  l i c z n i k a  z g o d n i e  z  w e j 

ś c i a m i  us  t a w i a  j  ę c y m i  J  -i S t a n  w y s o k i  1 na w e j ś c i u  LE

/ L a t c h  E n a b l e  -  L E /  s p o w o d u j e ,  ż e  w y j ś c i e  p o z o s t a n i e  w s t a n i e  

w y s o k i m  1 t a k  d ł u g o  d o p ó k i  s t a n  na w e j ś c i u  LE n i e  p o w r ó c i  do 

s t a n u  n i s k i e g o  0 .  Gdy  na  w e j ś c i e  LE z o s t a n i e  p o d a n y  s t a n  n i s 

k i ,  i m p u l s  w y j ś c i o w y  b ę d z i e  m i a ł  s z e r o k o ś ć  j e d n e g o  o k r e s u  ze

g a r o w e g o  ..

G dv  K = 0 ,  K, = 1 i  K = 0 o r a z  w e j ś c i e  LE = 0 ,  l i c z n i k  dzie-3 D C ^
l i  p r z e z  1 0 0 0 0 , n i e z a l e ż n i e  o d  s t a n u  w e j ś ć  u s t a w i a j ą c y c h .

P r z y  t ym samym s t a n i e  w e j ś ć  l<a , i  l<c z m i a n a  s t a n u  na  w e j 

ś c i u  LE na  s t a n  w y s o k i  1 n i e  p o w o d u j e  z a p a m i ę t a n i a  s t a n u  wy

s o k i e g o  na w y j ś c i u  / O U T / ,

W y j ś c i e  u k ł a d u  / O U T /  w t y m  t r y b i e  p r a c y  j e s t  n i e c z u ł e  na zmia

n y  s t a n u  w e j ś c i a  LE ; u k ł a d  p r a c u j e  t a k , j a k b y  na w e j ś c i u  LE 

b y ł  p o d a n y  s t a n  n i s k i .  U k ł a d  w y p r o w a d z e ń  wg r y s .  3 .

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a  

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  

G r a n i c z n y  p r ę d  w e j ś c i o w y  

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  p r a c y

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  
p r z e c h o w y w a n i a

T e m p e r a t u r a  l u t o w a n i a :

-  r ę c z n e g o / m a x . 4 s /

-  a u t o m a t y c z n e g o

M a k s y m a l n a  moc s t r a t

UDD ” 0 ' 5  ** + 2 °  V

U j  - 0 , 5  + UDD + 0 , 5  V

Ij ¿10 mA
h 0  * + 7 0 ° C  d l a  MCY 74059N

arno - 4 0  + + 8 5  C d l a  MCY 64059N

t 8 ł n  -  55  + + 1 2 5 ° Cs t g

t  , 3 5 0 ° Cs o l
i ?70°C

PD 5 0 0  mW



T a b e l a  1  - E LE K T R Y C Z N E  PARAMETRY C HA R AK TE R YS TY C ZN E

r~
N a z w a  p a r a m e t r u Sym

b o l
J e d n , t- «) W a r t o ś ć  

2 5  0

V / a r u n k i  p o m i a r u
m i n max U [VJ 

0  L J U r  L V j U r V
o o L -

m i n . max„ m i n . t y p . max m i n . max .
2 3 4 5 ' 1 b / ,

y 1 U 1 1 1 2 T 3 ....

S p o c z y n k o w y  p r ą d  
z a s i l a n i a I 0D

-

5
1 0

2 0

1 0 0

-
0 , 0 4  
0 , 0 4  
0 , 0 4  
0 , 0 3

5
1 0

2 0

1 0 0

-

1 5 0
3 0 0
6 0 0

3 0 0 0

-
0 ;  5 
0  ; 1 0  

0 ;  15  
0  ; 2 0

5 . 
1 0  

1 5  
2 0

P r ę d  w y j ś c i o w y  
w s t a n i e  n i s k i m ^OL m A

2 , 4
6

16

— 2

5
1 3

4
1 0

26
-

1 , 6  

4 , 4  
1 1 , 2

0 , 4
0 , 5
1 , 5

0 ; 5  
0  ; 1 0  

0  ; 1 5

5
1 0

1 5

P r ę d  w y j ś c i o w y  w 
s t a n i e  w y s o k i m I 0H mA

- 0 , 6 4
- 2

- 1 , 6

- 4 , 2

mm

- 0 , 5 1
- 1 , 6

- 1 , 3
- 3 , 4

- 1

- 3 , 2
- 2 , 6

- 6 , 8

-

- 0 , 3 6  
- 1  , 1 5  
- 0 , 9  
- 2 , 4

-
4 , 6
2 . 5
9 . 5  

1 3 , 5

0 ;5  
0 ; 5 
0  ; 1 0  

0  ; 1 5

5
5

1 0

15

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e  
w s t a n i e  n i s k i m U0 L V -

0 r 05  
0 , 0 5  
0 , 0 5

-
0

0

0

0 , 0 5
0 , 0 5
0 , 0 5

-
0 , 0 5
0 , 0 5
0 , 0 5

— 0 ; 5  
0  ; 1 0  

0  ; 1 5

5
1 0

1 5

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e  
w s t a n i e  w y s o k i m U0H V

4 . 9 5
9 . 9 5  

1 4 , 9 5

- 4 . 9 5
9 . 9 5  

1 4 , 9 5

5
1 0

15 -

4 , 9 5  
9 , 9 5  

1 4 , 9 5
-

mm

0 ;  5 
0 { 1 0  

0  ; 1 5

5
1 0

. 1 5



Tabela 1. c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  
w s t a n i e  n i s k i m

U I L V
-

1 , 5
3
4 -

-
1 , 5

3
4 -

1 , 5
3
4

0  , 5  ; 4 , 5  
1  ; 9 

1 , 5  ; 1 3  , 5 -

5
1 0

15

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e  
w s t a n i e  w y s o k i m U I H V 3 , 5

7
1 1 m*

3 , 5
7
1 1

mą

- 3 , 5
7
1 1

0 , 5 ; 4 , 5  
1  ; 9  

l > 9 ; 1 3 f 5 -

5
1 0

1 5

P r ę d  w e j ś c i o w y
h / JA

- * 0.1 - i i c T 5 “ 0 , 1 - ¿ 1 . - 0 , 1 8 18

U w a g a :  w s z y s t k i e  n i e  w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a  p o w i n n y  b y ć  

p o d ł ę c z e n i e  do  Us s  l u b  UQD

o d p o w i e d n i o s p o l a r y z o w a n e p r z e z

s )
t  . « 0 ° C ,  t  = 7 0 ° C , m i n  * maxi

d l a s e r i i MCY 7 4 . . . N ,

t  o - 4 0 ° C * t  = 8 5 ° C  
m i n  max

d l a s e r i i MCY 6 4 . . . N .



UpgOUTJ^ Jg J 7 jg  Jg J-jo J 12

D
l2jl3jl4jl5jl6jllJl8jl9j|10||lU112J

CL LE J-j J2  J3 JA J16 J15 JU  J13 KC USS 
R y s .  3 .  U k ł a d  w y p r o w a d z e ń  u k ł a d u  MCY 7 4 / 6 4 0 5 9  N

T a b e l a  2 .  PARAMETRY DYNAMICZNE /  t gmb » 2 5 ° C , t r  = t f  = 2 0  ns  

CL s 5 0  pF> Rl  = 2 0 0  k i l  /

Nazwa p a r a m e t r u S y m b o l O e d n .
" W a r t o ś c i  i

W a r u n k i
p o m i a r u

m i n . t y p . m a x . UDD [ V ]

C z a s y  p r o p a g a c j i  z  
w e j ś c i a  do w y j ś c i a

t PHL

t PLH
ns

:

2 3 0
1 2 0

60

4 6 0
2 3 0
1 1 0

5
1 0

1 5

Czas t r a n s m i s j i  s y -  
s y g n a ł u  w y j ś c i o w e g o t TLH

ns
1 0 0

5 0
40

2 0 0

1 0 0

8 0

5
1 0

1 5

Czas  t r a n s m i s j i  s y 
g n a ł u  w y j ś c i o w e g o t THL

ns
MB

7 0
5 0
30

1 0 0

7 0
5 0

5
1 0

1 5

M a k s y m a l n a  c z ę s t o 
t l i w o ś ć  s y g n a ł u  
z e g a r o w e g o

^ c p m a x
MHz

1 . 5  
3

4 . 5 mm

mm

mm

5
1 0

1 5

P o j e m n o ś ć  w e j ś c i o 
wa C I

pF - 1 0 1 5 -

M i n i m a l n a  s z e r o 
k o ś ć  i m p u l s u  z e 
g a r o w e g o

- t wCL
m i n

ns - mm

2 0 0

1 0 0

8 0

5
1 0

1 5



T a b e l a  3 ;  TRYB PRACY / M O D E /  P IERWSZEJ I  O S T A T N I E J  S E K C J I  L I C Z N I K A

T r y b p r a c y Z a k r e s l i c z e n i a

/ M O D E / P i e r w s z a  s e k c j a l i c z y c a • O s t a t n i a  s e k c j a  l i c z y c a
P r o j  e k -  
t o w a n y

R o z s z e 
r z o n y

W s p ó ł 
c z y n n i k

Mo ż e  b y ć  
u s t a w i o n a

U ż y w a n e
w e j ś c i a

W s p ó ł  -  
c z y n n i k

Mo ż e  b y ć  
u s t a w i o n a

U ż y w a n e
w e j ś c i a

K K. 
a b Kc p o d z i a ł u

/ M O D E /
na  m a k s y 
m a l n y  
w a r t o ś ć

u s t a w i a j  y c e p o d z i a ł u
/ M O D E /

na  m a k s y 
m a l n y  
wa r t o ś ć

u s t a w i a -
j y c e

max , max .

1  1 1 2 1 8 7
3 2 ' , p 3- , :)4

1 5 9 9 9 1 7 3 3 1

0  1 1 4

5 ^

3
V 3 2

4 3
3 3 , 3 4 1 5 9 9 9 1 8 6 6 3

1  0 1 4
3 l , 3 2 ' - 3 3

2 1
3 4

9 9 9 9 1 3 3 2 9

0  0 1 8 7
3 1 * J 2 ’ 3 3

2 1 1 5 9 9 9 2 1 3 2 7

1  1 0 1 0 9
a i » 0 2 #03 f : , 4

1 0 9 9 9 9 1 6 6 5 9

X 0 0 " w y ł y c z o n a “ " w y ł y c z o n j i " mm -

d z i a ł a n i e  l i c z n i k a  w t r y b i e  p r a c y  -*5 / p i e r w s z a  s e k c j a  l i c z y c a /  w y m a g a  n a j p i e r w  w y ł ą c z e 

n i a  l i c z n i k a , t z n ,  p r z e j ś c i e  p r z e z  s t a n  M a s t e r  P r e s e t .  W c z a s i e  w ł y c z a n i a  z a s i l a n i a ,  

w e j ś c i e  m u s i  m i e ć  p o d a n y  s t a n  O l o g i c z n e g o  na  c z a s  t r z e c h  o k r e s ó w  s y g n a ł u  z e g a r o w e g o  

/ C L /  po  o s i ę g n i ę c i u  p r z e z  z a s i l a n i e  / UDD/  w a r t o ś c i  m i n i m u m  3 V .

"1“ ■ U00, “0“ . uss. "X" - UDD l u b  Uss, 3, . USB, a4 -  MSB.
I N S T Y T U T  T E CH N O L O GI I  ELEKTRONOWEJ A l , L o t n i k ó w  3 2 / 4 6  0 2 - 6 6 8  W a r s z a w a  t e l , 4 3 5 4 0 1  t l x , 8 1 5 6 4 7  
P a ź d z i e r n i k  1 9 8 6 ,  c e n a  z ł  1 0 O pRAWQ r EPROd u K C 3 I  ZASTRZEŻONE D r u k  2 0 I NT E  I T E  « n . , ^ 8 6  n . f O Ó



^ I N S T Y T U T  T E C H N O L O G U  E L E K T R O N O W E J

14-STOPNIOWY ASYNCHRONICZNY LICZNIK BINARNY MCY 74060N
Z OSCYLATOREM MCY 64060N

Układy logiczne CMOS są zbudowane z tranzystorów wzbogacanych 
p i n~kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznaczeniem 
jest praca w układach sterowaniu liczników, timerach, dzielnikach 
częstotliwości i układach opóźnienia czasowego.

z= 1,27max e=2,64 Mg = $30 max

16 

‘— \

9

1 .... -  8
a  r :  j L J  U  U  L I T

D=20,32max

l j  t _ t

Rys. 1. Wymiary obudowy typu CS-71

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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Układ' spełnia funkcję 14-stopniowego licznika binarnego, 
asynchronicznego z możliwością zerowania. Składa się z oscyla
tora oraz 14-stopniowego licznika. Układ oscylatora umożliwia 
współpracę z oscylatorem RC lub kwarcowym. Wejście RESET umoż
liwia wyzerowanie licznika oraz blokuje działanie oscylatora, 
Podanie stanu wysokiego na wejście zerujące RESET ustawia 
wszystkie wyjścia licznika w stanie '’O".
Wszystkie stopnie licznika są przerzutnikami typu master-slave, 
Stan na wyjściach licznika zmienia się podczas opadającego zbo
cza impulsu na wejściu każdego ze stopni. Zastosowanie na 
wejściu ukłasu Schmitta zapewnia poprawną pracę układu przy do
wolnych czasach narastania i opadania impulsów wejściowych.

1UDD UDD “
]Q10 USS -
]Q8 h  -

]q 9 4) -
3« \  -
3 f t R -
3 f t qn -3 f t

napięcie zasilania +,
napięcie zasilania
wejście impulsu taktującego 
wyprowadzenie oscylatora,
wyprowadzenie dla podłączenia 
zewnętrznego kondensatora,

- .wyprowadzenie oscylatora,
wejście kasowania licznika 
i blokowania oscylatora,

- wyjścia ze stopni licznika.

Rys. 2. Konfiguracja i opis wyprowadzeń układów MCY 74060N
i MCY 64060N '
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Cechy charakterystyczne:

- zakres napięć zasilających 3 + 18 V,
- Y/szystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- Y/szystkie wejścia i v/yjścia zabezpieczone przed przebiciem 
ładunkiem elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki v/ stanie niskim i wysokim,
- typowy, margines szumów:

1 V przy UDD = 5 V'
2 V przy UDD = 10 v»

2,5 V przy UDD = 15 V»
- obudowa układu 16-wyprowadzeniowa. typu C&-71 •

dopuszczalne parametry EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UDD -0,5 + +20 V
Napięcie wejściowe UI -0 »5 + TJqq + 0,5
Dopuszczalny prąd 
wejściowy XI - 10 mA

Zakres temperatur 
pracy ^amb

0 +
-40 +

70°C dla MCY 
■85°€ dla MCY

Zakres temperatur 
Przechowywania tstg -55° * 125°C

Temperatura lutowania 
~ ręcznego /max. 4s/

^sol 350°C
" automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat PD 500 mW



•Tabela 1 * ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE

t . min

....... ——■—- ■■■■■-1—— 1Wartość
t 4max

Warunki ---1"—pomiaruNazwa parametru • Sym Jedn. 25°C uo ui
[VI

DD
mbol min. max.

U

[V]
1 c 3 TT " 5 7 3 9 10 11

Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD ^uA

510
20

100
-

O 
O 
O 
O 

! 
( o 

o 
o 
o 

]

5 10 
' 20 
100

150
300
600

3000
- 0; 5 

0 ;10 
0;15 0;20

510
1520

Prąd -wyjściowy 
w stanie niskim J0L mA

0,61
1,5'4,0

0,51
1.33.4

1
2,6
6,8

0,42
1,12,8

0,4
0,5
1,5

0; 5 0 ;10 
0;1 5

510
15

Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim I0H mA

-0,61
-1,3
i ’5-4,0

-0,51
-1,6
-1,3-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,3

-
-0,42
-1,3
-1,1
-2,3

4,6
2.5
9.5 

13,5

0; 5 
0; 5 
0;10 
0; 15

5
5

10
T5-'

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V 0,05

0,05
0,05

— 0 . 
0 
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

— 0; 5 
0;10 
0,75

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V 4.95 

9*95
14.95

4.95
9.95 

14,95
5

10
15

4.95
9.95
14.95

** 0; 5 
0;10 
0;1 5

5
10
15



T a b e l a  1 .  c . d .
........ 1 ■ .... . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V 1,5

34
-

-

!

1,5
34

0,5; 4,5 
1; 9 

1,5;13,5
5

10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH • V 3,5

7
11

3,5
7
11

-

- 3,5
7
11

0,5; 4,5 
1 ; 9 • 

1,5;13,5
-

510
15

Prąd wejściowy XI jwh -0,1 - ±10“5 “0,1 ¿1 - 0;18 18

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny 
przez podłączenie do Uss lub

K) \iin - °°C> = 70°C dla serii HCY

^ i n  = -*0°C, tmax = 35°C dla serii MGY 64.

być odpowiednio spolaryzowane

..N,

..N.



Q4t- Q10 
Q 12 < Q 13

Rys. 3- Schemat logiczny układów MCY 74060N i MCY 64060N. n R a stan wysoki jest 
dominujący, kasuje wszystkie stopnie licznika ustawia w stan 0 i blokuje dzia
łanie oscylatora. A licznik zwiększa liczbę binarną o jeden przy każdym opada

jącym zboczu sygnału ij i 5 .



Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /przy t = 25°C,
tr = tf = 20 ns, CL = 50 pF, R̂ ' = 200 kO/ a

Nazv/a parametru Symbol Jedn. VIartość ^DD
[VJmin. typ. max.

Czas propagacji (¿L 
do wyjścia , 0^ tPHL ns

370
150
100

740
300
200

510
15

Czas propagacji Qn 
do Qn + 1

' tPLH 100
50
40

200
100
30

510
15 '

Czasy transmisji sygnału na 
wyjściu przy przejściu . . .

t *)
TLH

ns
— 100

50
40

200
100
80

5
10
15

Minimalny czas trwania impul
su wejściowego przy f=100 kHz t -

VI
ns

— 50
20
15

100
40
30

5
10
15

Czas narastania i opadania 
impulsu wejściowego

■tr / 
tf 0 ns 1 do

wolne
510

15
Maksymalna częstotliwość im
pulsu wejściowego /zewnętrzne 
źródła impulsów -we jśćiowyćft/

f/l MHz
3,53
12

7
16
24

5
10
15

Pojemność wejściowa dowolnego 
wejścia CI pF - 5 7,5 -

Czas propagacji sygnału 
RE33T na wyjście. tPHL ns

■* 130
30
•50

360
160
100

510
15

Maksymalny czas ..trwania 
impulsu zerującego /RESET/ t w ns

60
30
20

120
60
40

510
15

#  ) tTHL z poziomu wysokiego na niski 
^TLH z Poz^omu' niskiego na wysoki



Tabela 3- ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE. TRYB PRACY Z OSCYLATOREM RC /t , = 25°C,
■fcr = tf « 20 ns, CL = 50 pF, RL = 200 kQ / • ^

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość UDD
w:

Warunki
pomiarumin. typ. max.

Rozrzut częstotliwości /od. 
zestawu do zestawu/*' - kilz

18
20
’21 ,5

21,5
2324

2526 
27

5
10
15

C = 200 pF 
Rx = 560 kQ 
R1 = 50 kOA

Rozrzut częstotliwości 
ze zmianą napięcia ' ' - kHz - -

2
1

5-5-10 
10 -r 15

C = 200 pF 
Rx = 560 kO 
R^ = 50 kQA.

Rezystancja Rxmax MO
— — 20

20
10

5
10
15

C = 1 0  /UF 
= 50 /uF 
= 1 0  yuF

Pojemność Cxmax yUF
—

-
1000

50
50

510
15

R = 500 kQ 
x = 300 kO 

= 300 kQ
Maksymalna częstotliwość ItH-7 530 650 310 10 R = 5 kQoscylatora 690 300 940 15 Cx = 15 pF

0 , 1 6 0,35 • r 5 U = 0,4 V
InT 0,42 0,3 - 10 0 = 0,5 V

Prąd w stanie niskim i wysokim 1 2 7 15 = 1,5 V
na wyjściu 0Q /wyprowadzenie 9/ I D A

-0,16 -0,35 5 U = 4,6 V
L u -0,42 -0,8 — 10 0 = 9,5 V

U n -1 ■ -2 15 =13,5 V
Wie zaleca się stosowania układu oscylatora RC dla napięcia UDD poniżej 7 V dla R-x <'50 kQ 

i K  ̂ Patrz rys. 4.____________________________________________________________ ________________
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R=0

Układ Schmitla

Rys,4. Układy oscylatora RC: Rg = 2*R^ <■ 10*R^, T = 2,2‘R^‘Ĉ.

Układ Schmitta

\

Rys.5. Układ oscylatora kwarcowego /CyTAL = C1 + c2 + CSTRAY>Rę - rozszerzający charakterystyką częstotliwościową, Rg - ogra
niczający prąd, Cstr/uy - pojemność rozproszona, CyTAL ** PO^em-

**ność całkowita kwarcu/
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WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobów
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane stosowanie gąbki 
przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów prze- 
wądzących.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek uzie
miających o rezystancji 1 MO do ziemi, uziemienie stołu mon
tażowego, uziemienie narzędzi montażowych /np. lutownica/. 
Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem 
na którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 
/Uss/ lub zasilaniem /UDD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 
logicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 435401 
tlx. 815647 
Styczeń 1987
Cena 100 zł Druk Z0INTE ETE zam. /37 a.

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



a m IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

BILATERALNE KLUCZE ANALOGOWO-CYFROWE CMOS 
POCZWÓRNY KLUCZ ANALOGOWY/MULTIPLEKSER MCY 74 OGON 

MCY G40GGN

Układ składa się z czterech niozaloźnych kluczy, któro mogą 
pracować w układach starowania analogowych lub cyfrowych. Pod
stawowym jego przeznaczeniom jest praca w układach bramkują
cych, dyskryminatorach, modulatorach, demodulatorach i ukła
dach logicznych CMOS»
Cechy charakterystyczne MCY 740GGN i MCY G40G6N to:
- stosunek najjięcia na wyjściu -w stanic włóczonym do na

pięcia "na wyjściu w stanic wyłączonym typowy - 80 dR /i. ■ 
= 10 kllz, R. = i kQ/,

- mały poziom przesłuchów pomiędzy przełącznikami: -50 dli, 
/i, , = 8 MIIz, R. = 1 kQ/,

- za4?es napięć zasilania 3 ? 18 V,
-duża impedanoja wejścia kontrolnego lO-^il,
- wszystkie wyprowadzenia zabezpieczone przed ładunkiem elek

trostatycznym /wyjątek: wyprowadzeń ia Up-j i Ugs/»
- obudowa plastykowa id-wyprowadzeń i owa Ci1; 70;

Udd'14
US S ' 7

1/0

I S

uk ład u

I
I

^  i 
<3 i

-h J
i<j i ■ 

i 
I
i

■0/1

J

1S Klucz

. 0 * Wyłączony

1*1 Włączony

Schemat funkcjonalny

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie zasilania 
Napięcie wejśoiowe 
Graniczny prąd wejśoiowy 
Zakres temperatury pracy 
Zakres temperatury przechowywania 
Temperatura lutowania
- .ręoznego /max. 4 s/
- autoraatyoznego .

U
U,
DD

'arab
'stg

-0,5 t 20 V 
- 0 , 5  - UDD + 0,5 V 

¿10 mA 
0 t 70°C 

- 5 5 ° C V  125°C

350°C
270°C

PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE

........
Parametr Symbol Jednostka

Wartość
typowa

Warunki pomiaru
u d d M us s M uiSM

.......i ....... Ź •5 . . . . h. . . . 5. .6 . _ 7 ....

Spoczynkowy 
prąd zasila
nia

IDD ^uA
0,01 5
0.01 10 — -
0,01 15 — -
0.02 20 -

Rezystancja 
włąozonej . 
bramki 
Rl = 10 kD

R0N

[in0N
£1

125 [5] 7.5 -7.5 -7 ,5-7,5

15 0 0+15
180 [lOj 5 -5 -5+5

10 0 0+10
1 470 [25] 2.5 -2.5 -2.5+2A

5 0 0+5
Zniekształce
nia
fjg = 1 kHz
Rr = 10 kilLi

% 0,4
1 .
J ; ’

5 -5

1

5
p-p

Częstotliwość, 
sygnału wej
ściowego w pa
śmie 3 dB

*IS
MHz 40 5 -5 5

P-P

Prąd wejścio
wy

IIN nA -0,1 7,5 -7,5
¿0,1 fi -5

.....

¿ 5
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PAIlAMETItY STATYCZNE I  DYNAMICZNE e . d ,

1 ' I . ,2.. , Jł__ • . 4 ...5.. "6— . 7
p»'7#io>vichv r«f»_ I 
między dwoma 
dowolnymi klu
czami na po- •; 
ziomio -50 dB

MHz 0,9 5 -5 10

Czas propaga
cji WE/WY t P r ns

40 5 0 10
20 10 0 10
15 15 0 10

Pojemność wej
ściowa °IS

pF

8 5 -5 -

Pojemność wyj
ściowa C0S 8 5 -5 -

Pojemność WE/WY CI/0S 0,5 5 -5
Wejście steru
jące /kontrol./ «

Prąd wejściowy 
/we kontro 1/ XIN /HA

LO1O
 

■H 
+ 

1 18 0 0+18
Napięcie wej
ściowo w stanie 
niskim V IL0

V

1 b 0 u ;a _2 10 0 0 - 1 0

2 15 0 0 ; , i r >

Napięcie wej
ściowe w sta
nie wysokim

V IHC
3,5 5 0 Ó ; .5

7 10 0 0 ; 10
11 15 0 0; 15

~Czas propagacji 
właczania 
bramki ^pdc ns

35 5 0 -
20 10 0 -

i 5 15 0 -
Przesłuchy po
między wejśoion 
kontrolnym 
a wyjściem syg
nał owym TJ =i OJ
\ c - w

mV 50 i 10 JO

Maksymalna czę
stotliwość 
przełączania 
klucza 
Hj. = i kQ.
Y c  = 10 v -
tr, t^ = 20 ns

fo MTIz
6

t 9

9,5

5
10

15

0
0

0

»

Pojemność wej
ścia kontrol
nego

\

CT pF 5 - - -
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W is IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

SZEŚCIOKROTNY INWERTER CMOS MCY 7 4069N 
MCY 6 4069N

Kar ta  s t a n o w i  z a ł ą c z n i k  do  k a r t y  s e r i i :
Uk łady  l o g i c z n e  CMOS s ' e r i a  MCY 74XXXN,  MCY 64XXXN

MCY 7 4 0 6 9 N ,  MCY 6 40 6 9 N  s k ł a d a  s i ę  z 6  n i e z a l e ż n y c h  i n w e r t e r ó w .  

Cechu j e  g o :

- z a k r e s  n a p i ę ć  z a s i l a n i a :  3 t  18 V,

-  m a r g i n e s  szumów:  0 , 5  V p r z y  Upp = 5 , 0  V

- w y p o s a ż e n i e  w s z y s t k i c h  w y p r o w a d z e ń  w u k ł a d y  z a b e z p i e c z a j ą c e  

p r z e d  ł a d u n k i e m  e l e k t r o s t a t y c z n y m .

 ^7----

1 . 0  V p r z y  Upp = 10 V

1 . 0  V p r z y  Upp = 15 V 

- o b c i ą ż a l n o ś ć :  2 u k ł a d y  T T L - L ,  1 T T L - L S ,

obudowa p l a s t y k o w a  1 4 - w y p r o w a d z e n i o w a  CE70,

R y s .  1 .  S c h e m a t  f u n k c j o n a l n y

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE
• W a r t o ś ć - W a r u n k i  p o m i a r u .

Nazwa p a r a m e t r u Sym
b o l O e d n . t  . ;  m i n 2 5° C t  * } max u 0  M U j  [ v ] UDD ^m i n . t y p . m a x .

• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

0 , 2 5 — 0 , 0 1 o v ? 5 : - 7 , 5 _

* *  
o ; 5 ; 5 .

S p o c z y n k o w y  p r ą d  

z a s i l a n i a I DD
pA 0 , 5

1

— 0 , 0 1

0 , 0 1

0 , 5

1

15 • 

30 „
0 ; 1 0  

0 ;  15

1 0

15 ;

5 0 , 0 2 5 150 - 0 ; 2 0 2 0

- 0 , 6 4 0 , 5 1 1 , 0 , 3 6 0 , 4 0 ; 5 5
P r ą d  w y j ś c i o w y

I 0L mA 1 , 6 1 , 3 2 , 6 — 0 , 9  • 0 , 5 0 ; 1 0 1 0

w s t a n i e  n i s k i m
4 , 2 3 , 4 6 , 8 - 2 , 4 1 , 5 0 ;  15 15

- - 0 , 6 4 - 0 , 5 1 - 1 - - 0 , 3 6 4 , 6 o ; 5 5

P r ą d  w y j ś c i o w y  

w s t a n i e  w y s o k i m
I 0H ■' mA - 2

- 1 , 6

- 1 , 6

- 1 , 3

- 3 , 2

- 2 , 6

— - 1 , 1 5

- 0 , 9

2 . 5

9 . 5

0 ;  5 

0 ; 1 0

5

1 0

- 4 , 2 - 3 , 4 - 6 , 8 - - 2 , 4 1 3 , 5 0 ; 15 15

o', 05 0 0 , 0 5 0 , 0 5 — 0 ;  5 . 5
N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e V

i

V 0 , 0 5 — 0 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 ; 1 0 1 0

w s t a n i e  n i s k i m 0 , 0 5 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 ; 15 15



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

N a p i ę c i e  w y j ś c i o w e 4 , 9 5 4 , 9 5 5 - 4 , 9 5 - 0 ;  5 5

w s t a n i e  w y s o k i m U0H V 9 , 9 5 9 , 9 5 1 0 - 9 , 9 5 - 0  ; 1 0 1 0

1 4 , 9 5 1 4 , 9 5 15 ) 1 4 , 9 5 - 0 ; 15 15

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e 1 - - 1 1 4 , 5 - 5

w s t a n i p  n i s k i m UI L
V

2 ’ 5
- - 2 2 9 - 1 0

3 - _ / 2 , 5 2 , 5 1 3 , 5 - 15

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e 4 4 - - 4 0 , 5 - 5

w s t a n i e  w y s o k i m UIH V 8 8 - - 8 1 - 1 0

1 2 , 5 1 2 , 5 - - 1 2 , 5 1 , 5 " - 15

P r ą d  w e j ś c i o w y Z I pA. i  0 , 1 - i l 0 ~ 5 1 0 , 1 ±  1 - 0  ; 18 18

. = 0 ° C .  t = 70 °Cm i n  ? max
■* *  >

Z a p i s  0 ; 5  o z n a c z a ,  że b a d a n e  w e j ś c i e / w y j ś c i e  p o ł ą c z o n e  j e s t  z n a p i ę c i e m  5 V,
w s z y s t k i e  z a ś  n i e w y k o r z y s t a n e  w e j ś c i a / w y j ś c i a p o w i n n y  b y ć  o d p o w i e d n i o p o d ł ą c z o n e  do

L)SS l u b  b DD'



-  4 -

ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE/tamb = 25°C, tr = tf = 20 ns,
CL = 50 pF, Rl = 200 k0/

Nazwa p a r a m e t r u S y m b o l
J e d n o  W a r t o ś ć W a r u n k i

p o m i a r u

UDD V
s t k a t y p . m a x .

C z a s y  p r o p a g a c j i  

z w e j ś c i a  do w y j ś c i a

t PHL
ns

55

30

1 1 0

60

5

1 0

t PLH
25 50 15

C z a s  n a r a s t a n i a t TLH
1 0 0 2 0 0 5

i  c z a s  o p a d a n i a  s y  ns 50 1 0 0 1 0

g n a ł u  w y j ś c i o w e g o t THL
40 80 15

P o j e m n o ś ć  w e j ś c i o w a
<=1 .

pF 1 0 15 -

W ejście

Wyjście

t f

/ 9 0 %  -V  
-¿50%  V50%
10%
t pH L

THL

tPLH

90%

\  50%
Vio%

rr

UDD

USS

-uOH

uOL
TLH

R y s .  2 .  S c h e m a t  u k ł a d u  p o m i a r o w e g o  p a r a m e t r ó w  d y n a m i c z n y c h  i  i cfl
" d e f i n i c j e
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Yq MCY 74069/  
MĆY 64069

WE o

1/6 MCY 74069/ MCY 64069  

— ^ > o --------  o WY

Rys. 3. Typowy u k ł a d  o s c y 
l a t o r a  k r y s t a l i c z n e g o

 W A V v W — J
Rf = 10

Ry s .  4. Wzmacniacz o w y s o k i e j  im- 
p e d a n c j i  w e j ś c i o w e j

1/3 MCY 74069/MCY 64 065

;CT

Ry s ,  5. Typowy obwód o s c y l a t o r a  RC

W E  *s-
Rs■44MW-

1/3  MCY 7 40 6 9 /MCY 64069

 c^ > — „ ------- 4 WY

■ M W A W A W
Rf

Górny  punk t  p r z e ł ą c z a n i a  Up =

Do lny  punk t  p r z e ł ą c z a n i a  tJ  ̂ =

Rs + R f UDD

Rf '  Rs UDD 

R f * 2

Rf  >  Rs

Rys- 6-  U k ł a d  k s z t a ł t o w a n i a  i m p u l s ó w  w e j ś c i o w y c h  / u k ł a d  s p u s t o w y
S c h m i t t a /
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a UDD - 0 , 5  i  +20 V

N a p i ę c i e  we j ś c i owe •UI - 0 , 5  V + <‘UDD + 0 , 5 )  V

P rąd  w e j ś c i ow y h 10 mA

Z a k r e s  t e mp era tu r  p r ac y ^amb 0 - +  70°C d l a  MCY 74069N

-4 0  t + 8 5°C d l a  MC Y ' 64069N

Z a k r e s  t empe ra t u r

p r zechowywan i a  * s t g  + + ^250 C

Tempera tura  l u t o w a n i a

-  r ę c z n e g o  /max. 4 s/  * s o l  350°C

- au to matycznego  . 270°C

INSTYTUT TECHNOLOGI I  ELEKTRONOWEJ

A l .  Lo tn i k ó w  32/46
0 2 -6 6 8  Warszawa

•te l . 4 3 - 5 4 - 0 1  
t l x  815647

Cena 60 z ł
K w i e c i e ń  1987 DRUK ZOINTE zam. *4^/87 n.-00

PRAWO REPRODUKCJI  ZASTRZEŻONE



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

BRATKA LOGICZNA CMOS: czterokrotna MCY 74093N,
dwuwejściowa bramka NAND Schmitta MCY 64093N

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 
p- i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznacze
niem jest praca w układach cyfrowych automatyki, telekomunika
cji i miernictwa maszyn liczących średniej szybkości, gdzie 
wymagany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na za
kłócenia.
Cech}' charakterystyczne to:
- zakres napięć zasilania 3 + 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 
elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wy
sokim,
- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L, 1 - TTL, LS,
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa CE-70,
- typowa histereza napięciowa: 0,9 V przy = 5 V,

.2,3 V przy UDD = 10 V,
3,5 V przy UDD = 15 V,

- odporność układu na zakłócenia większa niż 50%,
nieograniczony czas narastania i opadania na wejściu.

Układ scalony MCY 74/64093N stosuje się w układach formowania 
ciągu impulsów i impulsu w systemach pracujących w środowisku 
o dużych zakłóceniach, w przerzutnikach astabilnych i monosta-

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A



bilnych. Schemat logiczny i układ wyprowadzeń na rys. 1;
a charakterystyka na rys. 2. Typowe zastosowania przedstawiono
na rys. 3, 4 i 5.

a ]  U n n  H G M L . F E
mai rm ri2i rm rrm m  m

■ W ł

IU  m  L II LU  LU  L I) U lT
A B J K. C D Us s

b) 1(5,8,12}* o-- T l T — 1 > — 3(4,10,11 )
2(5,9,13 )

Rys. 1 Bramka logiczna MCY 74/640S3N: a) układ .wprowadzeń,
b) pojedyncza bramka

b)
Ur

u h
*

UH -  U P

i

U n

i
u P

U L

c)

Ul

Ur

TL

Rys. 2 Układ MCY 74/64093N: a) definicja histerezy, b) chara^ 
terystyka przejściowa dla jednej z 4 bramek, c)nkład pomiarowy
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■PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ UKŁADU MCY 74/64093N

Do sygnału steru
jącego lub U,DD

UDD

—  USS

Rys. 3 Układ kształtowania ciągu impulsów. Zakres częstotli
wości formowanego ciągu impulsów od przebiegu stałego do 1 MHz

Do sygnału sterują- 

U DD
cego lub UDD

J00'

JSS —

1/3 MCY 74/6400711

1 / 4  MCY 74/64093N

SS
UU

\
- R*C*in i y .

u DD bP 1

50 kO. <£R <  1 M Q  
100 pF ^  1 /uF. 

dla zakresów R I C otrzymujemy; 
5yum<tM <1 s

Rys. 4 Przerzutnik monostabilny

UDD

—  USS
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Do sygnału steru
jącego lub UDD

UDD “ UN
uDD “ UP

5 0  kQ C  R ^ 1  Mil 
1 0 0  p F  £  C ^  1 ^ u F  

dla zakresów R I C otrzymujemy: 
2 y u s  <  t A  <  0 , 4  s

Rys. 5 Przerzutriik astabilny

-DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

UOD

USS

Napięcie zasilania
Napie e wejściowe
Graniczny prad wejściowy
Zakres temperatur pracy
Zakres temperatur 
p r z e c h owywani a
Temperatura lutowania:
- ręcznego /max. 4 s/,
- automatycznego
Maksymalna moc strat

U.DD
U-,

tamb

'stg

-0,5 V + +20V 
-0,5 V + UDD + 0,5 V

ilO mA ■
MCY 64093N---40 *
MCY 74093N - 0 *

-55 -r+125°C

350°C
270°C

85°C 
70 C

500 mW



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /dla wszystkich układów, jeśli nie jest 
wyspecyf i kowane inaczej/

Nazwa parametru Symbol J edn. tmin
Wartość

tmax
Warunki pomiaru

25°C UI [v] u d d Mmin. typ. max.
1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11

Spoczynkowy prąd 
zasilania td d yum

1
2
4

20
-

0,02
0,02
0,02
0,04

1
2
4

20

30
'60
120
600

0
0
0
0

510
1520

510
1520

Prąd wyjściowy w stanie 
niskim ;ioi inA

0,64
1,6
4,2

0,51
1.33.4

1
2,6
6,8

-
0,36
0,92,4

0,4
0,5
1.5

0
0
0

510
15

510
15

Prąd wyjściowy w stanie 
wysokim I0H mA

-0,64
-2
-1,6-4,2

-0,51-1,6
-1,3-3,4

-1 ' 
-3,2 
-2,6 
-6,8

-
-tO,36
-1,15
-0,9-2,4

4,6
2.5
9.5 
13,5

0
0
0
0

5
5

10
15

5
5

10
15

Napięcitf wyjściowe 
w stanie niskim U0L V 0,05

0,05
0,05 mm

0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

-
0
0
0

5 
10 
15 *

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V 4.95

9.95 
14,95

4.95
9.95 

14,95
510

15
— 4.95

9.95 
14,95

0
0
0

510
15

510
15



Tabela 1. c.d.
1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2,2 2,2 2,9 2,2 mm a) 54,6 ' 4,6 5,9 mm 4,6 mm a < 10
6,8 6,8 8,8 mm 6,8 — a) 15TJ VPrain 2,6 2,6 3,3 m. 2,6 .. b) 55,6 5,6 7 - 5,6 — b) 10

Napięcie przełączania 6,3 6,3 9,4 - 6,3 b) 15
przy zboczu dodatnim 3,6 2,9 3,6 3,6 _ a) 5

7,1 - 5,9 7,1 7,1 mm a) 10
10,8 . - 8,8 10,8 10,8 mm a) 15u VPraax 4 mm 3,3 .4 4 mm b) 58,2 - 7 8,2 8,2 mm b) 10
12,7 mm 9,4 12,7 12,7 - b) 15
0,9 0,9 1,9 0,9 a) 5
2,5 2,5 3,9 - 2,5 — a) 104 4 5,8 ~ 4 mm a) 15TT V

min 1,4 1,4 2,3 1,4 mm b) 53,4 3,4 5,1 m* 3,4 mm b) 10
Napięcie przełączania 4,8 4,8 7,3 mm 4,8 - b) 15
przy' zboczu ujemnym 2,8 1,9 2,8 2,8 a) 55,2 3,9 5,2 5,2 - a< 10

7,4 w 5,8 7,4 7,4 ■ — a) 15TT V' UTTmax 3,2 2,3 3,2 3,2 - b) 56,6 - 5,1 6,6 6,6 b) 10
9,6 - 7,3 9,6 9,6 ' - b) 15



Tabela 1. c.d.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Napięcie histerezy
UH:min

V

V

o; 3 
1,2 
1,6

0,3
1,2
1,6

0,9
2,3
3,5

mm
mm

0,3
1,2
1,6 mm

a)i b) 5 ■ 10 
15

UHmax
1,6
3,4
5

•w
mm

0,9
2,3
3,5

1,6
3,4
5

o,4
5 .

- a) i b)
5

10
15

Uwagi: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny 
podłączenie do UgC5 lub U^-„ De i nic je parametrów
a) Napięcie badane na wyprovfe.d z uniach 1, 5, 8, 12 
podłączonych do - lub na wyprowadzeniach 2, 9 
do UDD /układ irwertera Schmitta/, I
b) Napięcie badane na wejściach 1 1 2  lub 5 i 6 lu 
wejściach podłączonych do /układ bramki NAND S

M)tmin c °°C» tmax = 70°C dl<* MCY ?4093N, 
tmin s‘-4°°c» *max c 85°C dla MCY 64093N-.

być odpowiednio spolaryzowane przez 
P, % ,  %  wg rys. 2. 
przy wyprowadzeniach 2, 6, 9, 12 
, 13 przy 1, 5, 8, 12 podłączonych

b 8 i 9 lub 12 i 13 przy pozostałych 
chmitta/. .
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Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t . = 25°C, t = t- = 20 ns,
CL= 50. pF, Rl= 200 kQ/ amb * r f

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wari
typ.

bość
max.

Warunk;
pomiaru
Unu [VI

Czas propagacji z wejścia 
do wyjścia tPHLi. 

hpLH
ns

300
150
120

600
300
240

5
10
15

Czas transmisji sygnału 
wyjściowego

bTLH*
^THL

ns
100
50
40

200
100
80

5
10
15

Pojemność wejściowa CI pF 5 7,5. -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01 
tlx 815647

Cena 80 zł Druk Z°™TE ITE zam. 4//8S n. 3 $
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

d-BITO:,VE SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁE I .SZEREGOWO-SZEREGOWE 
STATYCZNE REJESTRY PRZESUWAJĄCE CMOS

MCY 74094N 
MCY 64094N

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 
p- i n-kanałowych v;ytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznacze
niem jest praca w układach cyfrowych automatyki, telekomunika
cji i miernictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, 
gdzie wymagany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność 
na zakłócenia.
Cechy charakterystyczne to:
- zakres napięć zasilania: 3 + 13 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 
elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wy
sokim,

- obudowa plastikowa 16-wyprowadzeniowa CS-83,
- typowy margines szumów; 1 V przy UDD = 5 V, 2 V przy 
UDD = 1° V, 2,5 V przy UDD = 15 V.

Układy MCY 74094N, MCY 64094N składają się z trzech bloków 
funkcjonalnych tj. 8-bitowego szeregowego rejestru przesuwa
jącego, S-bitowego rejestru podtrzymującego informację oraz 
bloku ośmiu buforów trójstanowych. Z każdego stopnia szerego
wego rejestru przesuwającego informacja podawana jest na od
powiadający mu stopień rejestru podtrzymującego informację.

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A



Ostatni, ósmy stopień szeregowego rejestru, przesuwającego ma 
dwa dodatkowe wyjścia szeregowe OS i Q'S, poprzez które wy
prowadzana jest ta sama informacja. Informacja wyprowadzana 
z wyjścia Q'S jest opóźniona o pół okresu impulsu taktującego 
w stosunku do tej samej informacji wyprowadzonej z wyjścia OS. 
Informacja, zawarta w każdym stopniu rejestru podtrzymującym 
informację, przekazywana jest na wyjście odpowiadającego mu 
bufora 3-stanowego, gdy bufory są w stanie aktywnym.
Układy MCY 74094N, MCY 64094N są 8-bitowymi rejestrami prze
suwającymi z szeregowym wprowadzeniem danych /D/, ośmioma
3-stanowymi wyjściami równoległymi /Q1 * Q8/ oraz dwoma wyj
ściami- szeregowymi QS i Q'S. Informacja przesuwana jest od 
stopnia do stopnia rejestru przesuwającego w takt narasta
jących zboczy impulsu taktującego /zegarowego/ CL.
Informacja zawarta w każdym stopniu szeregowego rejestru prze
suwającego zapamiętywana jest w odpowiadającym mu stopniu 
8-bitowego rejestru podtrzymującego informację, gdy na wejściu 
bramkującym ST pojawi się stan niski, a przenoszona na wejście 
odpowiadającego mu bufora 3-stanowego,gdy na wejściu bramku
jącym ST pojawi się stan wysoki. Informacja zawarta w każdym 
stopniu 8~bitowego rejestru podtrzymującego informację jest 
wyprowadzana na odpowiadające mu wyjście równoległe ON, gdy 
bufory 3-stanowe są w stanie aktywnym,tj. sygnał sterujący OE 
jest.w stanie wysokim,
Informacja zawarta w ostatnim, ósmym stopniu szeregowego re
jestru przesuwającego wyprowadzona jest ponadto na dwa wyjścia 
szeregowe OS i Q'S. Informacja na wyjściu OS zmienia się w takt 
narastających zboczy impulsu taktującego CL. Ta sama informa
cja z wyjścia OS wyprowadzana jest na wyjście Q'S w takt opa
dających zboczy impulsu taktującego CL I jest opóźniona o pół 
okresu impulsu taktującego CL w stosunku do informacji wystę
pującej na wyjściu OS.
Wyjścia szeregowe układów MCY 74094N, MCY 64094N QS i Q'S 
przeznaczone są do kaskadowego łączenia układów. Wyjście QS 
umożliwia bardzo szybkie działanie w systemach kaskadowych,
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w których czas narastania zbocza impulsu taktującego CL jest 
krótki, zaś wyjście Q'S zabezpiecza pracę wolnych systemów 
kaskadowych, w których czas opadania impulsu taktującego jest 
długi.
Układy MCY 74094N, MCY 64094N mają zastosowanie:.
- w układach konwersji danych z reprezentacji szeregowej na 
równoległą,

- jako bufory w systemach zdalnego sterowania,
- w systemach przesuwania podwójnego szeregu danych, podtrzy
mania informacji i magistrali danych.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania -0»5 + +20 V
Napięcie wejściowe Uj -0,5 V 4 UQD + 0,5 V
Graniczny prąd wejściowy 1^ ±10 mA
Zakres temperatur pracy t , 0 4 70°C dla MCY 74094N

amD -40 ■* 85°C dla MCY 64094N
Zakres temperatur . qc- ,1?qor
przechowywania stg
Temperatura lutowania: ^sol
- ręcznego /max. 4 s/ 350°C
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat P^ 500 mW
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OE = OUTPUT ENABLE - wyjście steru
jące buforami trójstanowymi,
ST = STROBĘ - wejście bramkujące 
8-bitowy rejestr podtrzymywania 
informacji,
D = DATA - szeregowe wejście danych
CL = CLOCK- wejście zegarowe /taktu
jące/ ,
Q1 + Q8 - równoległe 3-stanowe 
wyjścia,
QS, Q'S - szeregowe wyjścia,

Rys. 1. Opis i układ wyprowadzeń

Output
k—

Enable

Strobe  ̂------

Data in ?

C lock
j*-

qi Q2 Q3 Q4 qs q6 q7 qs

14 13 12 11

8 buforów 3-stanow ych

8 -b ito w y  re je s tr  podtrzym ujący  
in fo rm ac je

FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8

UDD = 16 
uss = 8

Q Wyjście szeregowe
¿qs
W yjście szeregowe

10 Q'S

Rys. 2. Schemat funkcjonalny układów MCY 74094N, MCY 8409^
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Tabela 1 . ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Sym
bol t . *) min

Wartość
t *) max

Warunki pomiaru
Nazwa parametru Jedn. 25UC

U0
[V]

UI
no

UDD
[V]min. typ. max.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD yuA

510
20

100
-

co
o 
o 
o 
o 

*. 
*

o 
o 
o 
o

510
20

100

150
300
600

3000
-

0; 5 
0;10 
0;1 5 
0;20

5
10
15
20

Prąd wyjściowy 
w stanie niskim I0L mA

0,61
1,54,0

0,51
1'?3,4

1
2,6
6,8

— 0,36
0,92,4

0,4
0,5
1,5

0; 5 
0;10 
0; 1 5

5
10
15

Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim I0H mA

-0,61
—1,8
-1,5
-4,0 i 

i 
i 
i

V>J 
-i 
-i 
o

CA 
Ul -1

-3,2
-2,6
-6,8

-
-0,36
-1,15
-0,9-2,4

4,6
2.5
9.5 

13,5

0; 5 
0; 5 
0;10 
0; 15

5
5

10
15

Napięcie wyjścio
we w stanie nis-.. 
kim.

U0L V 0,05
0,05
0,05

— 0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

-
0; 5 
0;10 
0; 15

5
10
15

Napięcie wyjścio
we w stanie wy
sokim

U0H V 4.95
9.95 

14,95
4.95
9.95 

14,95
510

15
• *• 4.95

9.95 
14,95

mm

0; 5 
0;10 
0;15

510
15



• Tabela 1. c.d.

Mapięćie wejścio
we w stanie nis
kim

Napięcie wejścio
we w stanie wy- ' 
sokim

Prąd wejściowy

Prąd upływności 
wyj. 3-stanowego 
w stanie wysokiej 
impedancji

UIL V

UIH

uA

“OZ uA

1,5
34

3,5
7

11

¿0 , 1

±0,4

3,5
7

11

¿10-5

¿10-4

7

1,5
34

¿0,1

±0,4

1,5
34

3,5
7

11

¿1

¿12

9

4,5
9

13,5

0,5
1

1,5

0;18

10

0; 18

0;18

11

5
10
15

5
10
15

18

18

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 
podłączenie do UgS lub U ^ .

m) 'min

'min

0°C,

= ~4 0 C,

t = 70°Cmax
t = 85°Craax

dla układów MCY 74094N, 

dla układów MCY 64094N.



CL. 1

AwCL.

L 3.50% jTSL
D 
ST

T I L Z T j

■U

y  50 %j
\  i \

U

^wST

. u

I

DE

rPLH

90% 
N Q1-Q7

ł TLH

tPHL

r0j*--
/  10%

-90% .

10%

PIH
50%

T
iPhLZ

rTHL

QS

Q'S
*PLH

90%
F F PHZ- rPLZ-

\_50  %

3[ i q %  F __

i t

DD

USS

UDD

USS

UDD

USS

UDD

10%

T 9 0 %

• -i-- 1

50%

:PLH PHL

50%

-50%

: PHL

•50%

DE^-

R y s . 4 .  P r z e b i e g i  c z a s o w e  i  d e f i n i c j e  p a r a -  ST &  
metrów dynamicznych dla układów MCY 74094N, CL ¡sMCY 6i+Q94N

pt Wyj .  t r ó j  s t a  nowe

PLZUSS

UDD

USS 

-^DD

“ USS 

“ UDD 

“ USS

Rl =1 k i l Us s dla t PHZi t pzH 

Cl = 50  pF o UDDd l a t P L 2 f tpzL

I
CD
»
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Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /tamh = 25°C, t = t- = 20 ns,
CL = 50 pF, Rl - 200 kQ/ amD r 1

Nazwa parametru Sym
bol Jedn.

Wartość UDD
Lv]min. typ. max.

1 2 3 A 5 6 7

CL do QS

tPHL*
tPLH

ns

A-» 300
125
95

600
250
190

5
10
15

. ... ....................... ...  ,•OO
g, CL do Q'SCO ' 'o.

230
110
75

460
220
150

510
15O ' ■ in CL do ON

w N = 1 4 8 (0 N
-

420
195
135

840
390
270

510
15

o

ST do ON 
N = 1 4  8 -

290
145100

580
290
200

510
15

~l*3r " " -- ----- --o 0E do QN 
g, N = 1 + ‘ 8

*)

tPHZ'
^PZL

ns

- 140 280 5
O,o ON ze stanu H do wy- 
^ sokiej impedancji - 75 150 10

” ON z wysokiej impe- 
£ daneji do stanu L - 55 110 15

0E do ON 
g, N = 1 4 8

tPLZ»
tPZH

ns

- 225 450 5
CD " r "..— ‘ 1
o ON ze stanu L do wy- 
^ sokiej impedancji - 95 190 10

$ ON z wysokiej impe- 
n daneji do stanu H - 70 140 15

Czas transmisji sygnału 
na wyjściach

^HL'
^TLH

ns
— 100

50
40

200
100
80

■ - <■ 
5 

10 
15

Minimalna szerokość 
impulsu CL twCL ns

100
50
40

200
100
33

5
10
15



-  1 0  -

i
V

2 3 4 5
ajgt-tz-Z--

6 7

Minimalna szerokość 
impulsu ST %łST ns -

100
40
.35

200
80
70

5
10
15

Czas wprowadzania sygnału _ 60 125 5
DATA przed ustaleniem 
sygnału CL

ts ns
-

30
20

55
35

10
15

Częstotliwość zegarowa MHz 1,25 2. 5 2,55 - 510maksymalna CP . 3 6 - 15

Pojemność wejściowa CI pF — 5 7,5 -

Czas narastania i opadania trCL _ — 15 5
impulsu zegarowego /CL/ ^us - - 5 10
na wejściu ufCL — — 5 15

*)rl = 1 k0.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 433401 .
tlx. 815647 DRUK ZOINTE ITS zam.AU^/SÓ n. 5 w
wrzesień 19S6

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
Cena zł 100



IN S T Y T U T TECHNOLOGU ELEKTRO NO W EJ

8-STOPNIOY/E SYNCHRONICZNE REWERSYJNE LICZNIKI CMOS
D1YODEKADO1YY LICZNIK BCD 
OŚ MI OB ITOWY LICZNIK BINARNY MCY 7401 02N, MCI 6401 02N 

MCY 7401 03N, MCY 6401 03N

Oba .typy zawierają 8-stopniowe, ustawione synchronicznie, li
czniki rewersyjne z wyjściem pojedynczym aktywnym przy zero
wym stanie licznika,
- MCY 7401 02N, MCY 640102N składa się z dwóch 4-hitowych 
liczników. BCD połączonyoh kaskadowo. Ustawiany jest dwoma
4-hitowymi słowami BCD^

- MCY 740103N, MCY 640103N jest "binarnym 8—"bitowym licznikiem, 
ustawionym jednym słowem 8-hitowym.

SPE 
APE 
C1/C E 

CLR

J0

¿2
J3
J4
J5
J 6
J7

> v

$
> vco — ł

1 c w
c .  N L .O o_
(f i  —

d i

£

t <2i

C O £ -

—  C0/20

CLOCK

Schemat funkcjonalny MCY 7401 02N,MCY 6401 02N
MCY 6401 03N

MCY 7401 03N,

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA
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Przeznaczone są do pracy w układach dzielników częstotliwości, 
programowanych timerów, programowanych liczników itp® Cechy 
charakterystyczne to:
- parametry dopuszczalne i statyczne jak dla układów serii 

MCY 74000N, MCI 54000N,/karta: UKŁADY LOGICZNE CMOS/
- obudowa plastykowa 16-wyprowadzeniowa CE71.

CLOCK

OPIS WYPROWADZEŃ 
1CLOCK -

CLR

CI/CE

J0
J1
J2
J3
U

2_

3

_6_

8

z  z z  z(VI CNJCO Oo  o o  ov—
CD OO O vj- -J- OC" O
>->->>- O  o o  o

s s APE

wejście zegarowe, 
ustawianie licznika na max« 
wartość,
zezwolenie zliczania/prze- 
niesienie,
synchroniczne ustawianie 
stanu licznika, 
asynchroniczne ustawianie 
stanu licznika, 
wyjście.przeniesienia, 
detekcja zera, 
wejścia danych /ustawianie 
licznika/ Jn - LSBsJ^ — MSB« 
dla MCI 740T02N: ‘MCI'640102N: 
MSD = J7, Jsf J5,J4 /J7 = MSB/ 
LSD = j', J0, /J3 = MSB/

Wejścia
MOD Praca

CLR SPEAPE Cl/CE

1 1 1 1

synchr«

zabronione zliczanie

1 1 1 0 zliczanie w dół

1 1 0 X
ustawianie przy narasta
jącym zboczu zegara

1 0 X X
asynchr.

ustawianie
asynchroniczne

0 -X X X
ustawianie licznika 
na max. wartość
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY DYNAMICZNE
ârnb = tr = t£ “ 20 ns, * 50 pF, R^ = 200 kQ

Parametr Symbol
Jedno
stka

Wartość
min. typ- max.

1 2 3 4 / 5 6 7

Do wyjścia-
zegara*

«

tPHL
tPLH

ns

- 300 600 5
- 130 260 10
- 95 190 15

rl
r->
§ CI/CE do wyjściato
d

- 200 400 5
- 90 180 10
— 65 130 15

PPi
^ APE do wyjścia 
u

- 650 1300 5
- 300 600 10
- 200 400 15

CLR do wyjścia
- 375 75© 5
- 180 360 10
- 1 GO 200 15

Czas transmisji przy 
przejściu ze stanu 
wysokiego na niski 
i odwrotnie

tTHL

tTLH
ns

-- 100 200 5

- 50 100 10

- 40 80 15

3 !w to „3<h Zegarowego 
o h,
. E

fcv/CLK ns

- 150 300 5
- 90 180 10
- 40 . 80. 15

CH Ctf rj r-1G C•H r'
a f- c m

- 160 _ 320 5
80 160 10

— 50 100 15



PARAMETRY DYNAMICZNE c.d,

1 2 3 4 5 6 7

Mi
ni
ma
ln
y 

cz
as
 

tr
wa
ni
a 

im
pu

ls
u

i ■
.

>l Si

t w

ns

- 180 360 5

*—• 80 160: 10

- 60 120 15

3rMR}ö SPSto!>>w
CÖ•H "''setup

- 140 280 5

- 70 140 10

- 50 100 15
tíHCO■P ' co
Z JAMcONo

100 200 5

— 40 80 10

- 30 60 15
\J

Maksymalna
częstotliwość
zegarowa

f-cp■max
MHz

0,7 1,4 - 5

1,8 3,6 - 10

2,4 4’, 8 ■ — ■ 15

Pojemność
wejściowa c r pF - 5 7,5

i
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Wykres czasowy dla MCI 740102N, MCI 6401 02N i MCI 740103N
MCI 6401 01N
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HE
am  IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

PAMIĘĆ STATYCZNA RAM-CMOS 6 4  b i t y  MCY 7 4 0 1 14N

MCY 6 4 0 1 1 4 N
U k ł a d y  MCY 7 4 0 1 1 4 N , M C Y  6 4 0 1 1 4 N  z b u d o w a n e  s ę  z t r a n z y s t o r ó w  

w z b o g a c a n y c h  p~ i  n - k a n a ł o w y c h  z b r a m k ę  p o l i k r z e m o w ę , w y t w o r z o 

n ych  na j e d n e j  p ł y t c e  m o n o k r y s z t a ł u  / t e c h n o l o g i a  k o m p l e m e n t a r 

na M O S -C M O S / , U k ł a d y  s p e ł n i a j ę  f u n k c j ę  p a m i ę c i  s t a t y c z n e j  o 

swobodnym  d o s t ę p i e  / R A M / ,  o o r g a n i z a c j i  16  x 4  b i t y  z  n i e z a l e ż -

A0 o- 

A1 o-

A2 o -  

A3 o—

DOo- 

D1 o-

D 2 ° -

D3 o-

D10
QJL—
X)
o
L_
Qj
X)O
OjO

CD

Mat ryca
pam i eci

16 x 4

'i r

H >

K >
to -

Uk ład 
zap isu /odczy tu

B u fo ry
trójstanowe

^ = o

-o q o

-o ęi
-o 92

-o Q3

R/W CS
R ys  . 1 .  S c h e m a t  b l o k o w y  MCY 7 4 0 1 1 4 N ,  MCY 6 4 0 1 1 4 N

W S T Ę P N A  K A R T A  K A TA LO G O W A
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n y m i  w e j ś c i a m i  i  t r ó j s t a n o w y m i  w y j ś c i a m i  d a n y c h .

U k ł a d  w y p r o w a d z e ń  j e s t  i d e n t y c z n y  j a k  w p a m i ę c i  R A M -T TL  UCY 

7 8 0 1 0 1 N ;  d o d a t k o w o  w p r o w a d z o n o  m o ż l i w o ś ć  p r a c y  w t r y b i e  o c z e 

k i w a n i a  / a n g .  s t a n d  b y /  p r z y  z m n i e j s z o n y m  n a p i ę c i u  z a s i l a n i a

/ U DDsb >  2 , 0  V / .

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE / n i e  s t o s o w a n e  do  c e l ó w  

k o n t r o l i »  n a p i ę c i a  p o d a w a n e  w z g l ę d e m  U ' g  = 0  V /

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a

N a p i ę c i e  w e j ś c i o w e

M a k s y m a l n a  moc s t r a t

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  
p r a c y

Z a k r e s  t e m p e r a t u r  
p r z e c h o w y w a n i a

T e m p e r a t u r a  l u t o w a n i a
-  r ę c z n e g o  / m a x . 4  s /
-  a u t o m a t y c z n e g o

U

U.
DD

t o t

' amb

s t g .

- 0 , 5  -»- + 18 

~ 0 , 3  -ł- UDD + 0 , 3  

5 0 0

V

V 

mW

0 - 1 - 7 0  
- 4 0  -m -85

(MCY 7 4 0 1 1 4 N )  
(MCY 6 4 0 1 1 4 N )

s o l

W y b ó r  c y k l u

- 5 5  +  +  1 2 5

3 5 0
2 7 0

CS R/W W y j  ś c i a C y k l

0 0 W y s o k a  
i m p e d a n c j  a

Z a p i s

0 1 A k t y w n e O d c z y t

1 X W y s o k a  
i m p e d a n c j  a

P a m ię ć
n i e a k t y w n a

Ryś.2.Układ, oznaczenie i o p i s  wprowadzeń MCY 740114N, MCY 640114N 
AÓ &  A3 ~ w e j ś c i a  a d r e s o w e ,  C S * -  w e j ś c i e  w y b o r u  m o d u ł u .  S t a n  
l o g  " i "  p o w o d u j e  w e j ś c i e  p a m i ę c i  w s t a n  n i e a k t y w n y  i  u s t a l e n i e  
w y s o k i e j  i m p e d a n c j i  / s t a n  t r z e c i /  na w y j ś c i a c h  d a n y c h ,
H / Y i  -  w e j ś c i e  w y b i e r a n i a  c y k l u .  S t a n  l o g  " 0 "  p o w o d u j e  z a p i s  
i n f o r m a c j i  z  4 w e j ś ć  d a n y c h  do 4  z a a d r e s o w a n y c h  k o m ó r e k  p a m ię 
c i ,  w tym  c z a s i e  w y j ś c i a  z n a j d u j ę  s i ę  w s t a n i e  t r z e c i m .  S t a n  
l o g  ” 1 "  p o w o d u j e  o d c z y t  i n f o r m a c j i  z  4 z a a d r e s o w a n y c h  k o m ó r e k .  
Ma w y j ś c i a c h  d a n y c h  p o j a w i a  s i ę  i n f o r m a c j a  z a p r z e c z o n a  w s t o -  
s u n l< u _ d o  p r z e c h o w y w a n e j  w p a m i ę c i ,  DO ■+• D3 -  w e j ś c i a  d a n y c h ,  
Q0 -i 0 3  -  w y j ś c i a  d a n y c h / z a p r z e c z o n e /  UQD -  z a s i l a n i e .
Us s  ~ masa
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* Cykl odczy tu

CS

h50% 50%i

WY

HZ

90%

ć ś  /

50%

Y__^Vysoka_____ j
impedancja

ZH

/io%

Ll z_
V

Wysoka
/"" im pedanc ja

WY

Lzjl

90%

10%

C y k l  z a p i s u

R/W . R / W

ł Z H /w r /  ł LZ/wr /

50% 50%J
J

Wysoka 

impedancja

WY J

* Z L / w r /

Wysoka  
/  impedancja
L.10%'

90%
>
\

DANE

wr

ADRE

ys.2.Definicje parametrów dynamicznych MCY 740114N#MCY 640114N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

P a r a m e t r S y m b o l 0 e d n . W a r t o ś c i g r a n i c z n e W a r u n k i
p o m i a r u UDD

O J

M e t o d a  p o 
m i a r u  wg 
T W T - 8 2 / C E M I -  
- B 1 0 / B - 1 2  
p k t .  n r

t  ■ X)m i n  ' 2 5 V'C t  «) 
max '

m i n . m a x « m i  n . m a x , m i n , max .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

N a p i ę c i e  z a s i  UDD
V 3 15 O«-» 15 3 15

l a n i a

N a p i ę c i e  z a s i 
l a n i a  w t r y b i e u n n o  k V 2 , 5 - 2 , 5 — 2 , 5 -

" o c z e k i w a n i a "

S p o c z y n k o w y  p r ę d T — 5 o. 5 .. 1 5 0 l i  n V 5
z a s i l a n i a DD — 10 - 10 - 3 0 0  • u - — u v 

11 ii 1 0 9 . 1  .
- 20 •m 20 - 6 0 0 UĆŚ”  DD 15.

P r ę d  w y j ś c i o w y  w T 0 , 5 1 — 0 , 5 1 - 0 , 3 5 i i  — n \/ 5
s t a n i e  n i s k i m OL 1 , 3 - 1 . 3 - 0 , 9 — i 1 0 9 . 2

3 , 4 3 , 4 — 2 , 4 — UDD 1 5

P r ę d  w y j ś c i o w y I 0 , 5 1 — 0 , 5 _ 0 , 3 6 U T = 0 V 5
v/ s t a n i e  w y s o k i m OH 1 , 3 1 , 3 - 0 , 9 - | f 1 0 9 .2 ' .

3 , 4 3 , 4 mm 2 , 4 — • D D 1 5  ..

N a p i ę c i e  w y j ś c i o  4 , 9 5 mm 4 , 9 5 mm 4 , 9 5 U T = 0  V 5
we w s t a n i e  w y s o  UOH V 9 , 9 5 - 9 ,  9 o - 9 , 9 5 - I

1 0 9 .3k i m 1 4 , 9 5 — 1 4 , 9 5 mm 1 4 , 9 5 - UDD 1 5  .

N a p i ę c i e  w y j ś c i o  UGL V _ 0 , 0 5 0 , 0 5
*

mm 0 , 0 5 U T = 0  V 5
we w s t a n i c  n i s  1 0 9.3
k i m

. UDD 1 5
- : -



c „ d .

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 1 2

N a p i ę c i e  w e j 
ś c i o w e  w s t a 
n i e  n i s k i m

U I L
V -

1 / 5

3

4

-

1 , 5

3

4

-

1 , 5  

3

4

U0 L

U0H

U0 L

U0H

U0 L

U0H

*  0 , 5  V 

= 4 , 5  V 

= 1 V 

= 9 V 

= 1 , 5  V 

= 1 3 , 5  V

5

1 0

1 5

9 . 4

3 , 5 - 3 , 5 - 3 , 5 -
U0 L

U0H

= 0 , 5  V 

= 4 , 5  V 5

N a p i ę c i e  w u j 
ś c i o w e  w s t a 
n i e  w y s o k i m

U IH
V 7 - 7 - 7 mm

U0 L

U0H

= 1 V 

= 9 V
1 0 9 . 4

11 - 11 mm 11 -
U0 L

U0H

=> 1 , 5  V 

= 1 3 , 5  V
1 5

P r ę d  u p ł y w n o ś c i  
w e j ś ć J L I

yUA - ~ 0 , 1 - ¿ 0 , 1 - ¿ 1 , 0 U I  * o ; i 8  V 18 9 .  5

P r ę d  u p ł y w n o ś c i  
w y j ś c i a  w t r z e 
c i m  s t a n i e I L 0 Z ^ u A - - 0 , 4 - ¿ 0 , 4 - ¿ 1 2 U I  = 0 ; 1 8  V 18 9 .  5

Ml U . = 0 ° C  d l a  MCY 7 4 0 1 1 4 N , m i n
t  = 7 0  C d l a  MCY 7 4 0 1 1 4 N ,  

max

^ m i n
t max

= - 4 0 C 

= 8 5 C

5C d l a  

5C d l a

MCY

MCY

6 4 0 1 1 4 N

6 4 0 1 1 4 N •
(
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Tabela 2* PARAMETRY DYNAMICZNE /t b = 25°C, CL = 5 0  pF, t =
= tf = 20 na. Definicje parametrów wg rys, 3/

P a r a m e t r S y m b o l O e d n .
W a r t o ś c i
g r a n i c z n e W a r u n k i

p o m i a r u ^DD
Cv]m i n . m a x ,

1 2 3 4 5 6 7

C y k l  o d c z y t u

C z a s  d o s t ę p u  o d  
w e j ś ć  a d r e s o w y c h a / a d /

t a v o v h)
ns -

5 0 0
2 0 0
1 3 0

Rl  = 2 0 0  k Q
5

10
15

C z a s  u a k t y w n i a n i a  
w y j ś ć  d a n y c h  od  
CS = " 0 "

r ZH ' 
TC S L O H *1

t ZL

T C S L Q L * }

n s
-

1 3 5
60
4 5

RL = 1 k f i  do 

U SS l u b  UDD

■5
10
15

C z a s  z a b l o k o w a n i a  
w y j ś ć  d a n y c h  od  
CS = ’’ l "

r HZ , 
TCSHOZ

t LZ

T C S H O Z ^

n s —
1 2 0

7 0
6 0

i?L  = 1 kQ dc

II l u b  
SS DD-

5
10
15

C z a s  t r a n s m i s j i  
s y g n a ł u  w y j ś c i o w e g o

CTUH

t o l q h m)
THL

t o h q l * 1

n s —
1 5 0

7 0
50

Rl  = 2 0 0  kQ.
5

10
15

C y k l  z a p i s u

C z a s  u a k t y w n i a n i a  
w y j ś c i a  d a n y c h  o d  
R/W = " 0 M

t Z H / w r /
TWHQH

LZ L / w r /  
TWHQL 1

n s  . —
1 7 0

70
50

RL =1 kQ do

l u b  U__ SS DD

5
10
15

C z a s  z a b l o k o w a n i a  
w y j ś c i a  d a n y c h  o d  
R/W = " 1 "

CH Z / w r /  

TW LO Z*1 

C L Z / w  r /  

T W L Q Z * }

n s —
1 5 0

70
5 0

Rl  =1  k i l  do  

US S luŁ )  UDD

5
10
15
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Tabela 2* c;d,.

1 2 3 4 5 6 7

M i n i m a l n y  c z a s  
t r w a n i a  i m p u l s u  
z a p i s u  R/W = " 1 "

t w r

t w l w h * 1 n s

1 6 0
7 5
55

-
5
1 0
1 5

C z a s  u s t a l a n i a  na 
w e j ś c i a c h  d a n y c h  
p r z e d  R / W . = " O "

t s e t u p / c ! a /

T D W i L * '
ns

1 7 0
8 0
6 0

-
‘ 5 

1 0  
1 5

C z a s  p r z e t r z y m y w a 
n i a  na  w e j ś c i a c h  
d a n y c h  o d  R/W = " 1 "

t h o l d / d a /  

TWHD'/*5'
ns

24
12

7
-

5
10
15

C z a s  u s t a l a n i a  na 
w e j ś c i a c h  a d r e s o 
w y c h  p r z e d  R/W =
= " 0 "

s e t u p / ę e /  

TAVWL* 5

ns
3 0 0
1 6 0
1 2 0

-
5

1 0
15

C z a s  p r z e t r z y m y w a -  
n i a  na  w e j ś c i a c h  
a d r e s o w y c h  o d  
R />7 = " l "

^ h o l d / a d /

TWHAVh) ns

n
0

30
-

5
1 0
15.

C z a s  u s t a l a n i a  na 
w e j ś c i u  CS p r z e d  
R/W = " 0 "

t s e t u p / C S /

t c s l w l k)
ns

3 0 0
1 6 0
1 2 0

-
5

10
1 5

C z a s  p r z e t r z y m y w a -  
n i a  na  w e j ś c i u  CS 
od R/W = “ l ”

t h o l d / c s /
TWHCSH*)

n s

80
4 0
30

-
5

10
15

^ Nowe oznaczenia.
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baa&NSTYTUT T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

SY -CIIRONTCZNE LICZNIKI CHOS:
; ' TOJNY 4—BITOWY LICZNIK BCD MCY 74518N, MCY 645184
PCR.YDJNY 4-BIT OWY LICZNIK BINARNY MCY 74520N, MCY 6452.GN

" łady logiczne CMOS są zbudowane z tranzystorów wzbogacanych 
i r.-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu.

|/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznaczeniem 
et praca w układach cyfrowych automatyki, telekomunikacji i 

piemictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, gdzie wy
magany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na zakłó
cenia«,

:C'..:hY CHARAKTERYSTYCZNE:
- ca kr - napięć zasilania 5 •? 18 V,
- rsystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przeu przebiciem ładunkiem 
elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i
i wysokim,

- c: udowa plastykowa ’ esnas t owyprowadz eniov/a CB-83,
- typowy margines szumów: 1 V przy U-^ = 5 7,

2 V przy UDI) = 10 V,
2,5 V przy UDD = 15 V,

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A



Układy MCY 64/74518N i MCY 64/74520N zawierają po dwa iden
tyczne czterobitowe synchroniczne liczniki liczące w górę. 
Liczniki, zbudowane z przerzutników typu "D" - "Master-Slave”, 
mają wzajemnie zamienne wejścia CLOCK /CL/ i ENABLE /EN/.
Przy stanie wysokim na wejściu ENABLE /EN/ licznik zlicza 
przy narastającym zboczu impulsu podawanego na wejście 
CLOCK /CL/, natomiast gdy na wejściu CLOCK /CL/ jest podany 
stan niski, licznik zlicza przy opadającym zboczu impulsu 
podawanego na wejście ENABLE /EN/. Ustawianie na wyjściach 
licznika stanu niskiego wymuszane jest asynchronicznie przez 
podanie stanu wysokiego na wejście RESET /R/.
Liczniki mogą byś połączone kaskadowo i pracowaó w asynchro
nicznym trybie pracy poprzez połączenie wyjścia Q4 do wejścia 
ENABLE /EN/ następnego licznika, podczas gdy na wejściu CJOCK/ 
/CL/ licznika następnego utrzymany jest stan niski.
Liczniki przeznaczone są do pracy w układach dzielników często
tliwości, wielostopniowych liczników synchronicznych i asyn
chronicznych.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania U-^ -0,5 t +20 V
Napięcie wejściowe Uj -0,5 r U^D +0,5 V
Prąd wejściowy Ij + 10 mA
Temperatura pracy ^amb ® r 70°C /MCY 74*../

-40 r +85°C/MCY 64.../ 
Temperatura przechowywania ^stg ^ + ̂ 5°C
Temperatura lutowania:
- ręcznego /max. 4s/ 550°C
- automatycznego 270°C
Maksymalna mcc strat 500 u..V



CLOCK A 
1

ENABLE A

RESET A 
7

CLOCK B 
9

10-  

ENABLE B

RESET B 
15---------

10/.16
11
12

C 13
14

R Udd=16
U s s =  8

¡Schemat funkcjonalny MC Y 74518N/MCY 6451ÖN i MC Y 74520N/MCY 64520N

CLA J_ 

ENA 2_ 

Q1A _3_ 

Q2A _4_ 

Q3A _ 1  

04A _6_ 

RA _7_

Uss -1

oo o
CM 

LO IX)«j- <r
CO to
>- >- o O
Z  Z

j L  CLB

10 ENB

11 Q1B
12 Q2 B 

11 Q3... 
1 1  04 B 

11 RB 
11 Udd

T a b e la  s t a n ó w
Wejścia

D z ia ła n ieCL EN R
1 0 Zl iczan ie  w górę

0 " \ _ • 0 Z l i czan ie  w górę

“ V X 0 Nie ma zmian na wyiściach 
l iczn ika

X 0 Nie ma zmian na wyjściach 
l iczn ika

0 0 Nie ma zmian na wyjściach 
licznika

1 0 Nie ma zmian na wyjściach 
l icznika

X X 1 Od Q1+Q4=0

X -s ta n  dowolny

Opis wyprowadzeń MCY 64518N/MCY 74518N. MCY 64520N/MCY 74520N. CL-CLOCK - wejście zegarowe licznika, EN-ENABLE - wejście zezwo
lenia licznika, R-RESET - wejście zerowania licznika, Q1 - 04 -

wyjścia licznika
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Schematy logiczne liczników: a) BCD MCY 74/64518N- b) binarne
go MCY 74/64520N



PARAMETRY STATYCZNE

Nazwa
parametru

Wartość Warunki nomiaru
Symbol Jedn, L -a r  1

UDD Wt 1 min. min. typ. max. tmas:. uo M W
1 2 ‘5 4 6 "7 S 9 10 11

Spoczynkowy prąd 0,25 0,04 5 150 0; 5 5
zasilania tdd

0,5
1 mm

0,04
0,04

10
20

300
600

0; 10 
0; 15

10
15

5 — 0,08 100 3000 mm 0;20 20

Prąd wyjściowy 0,64 0,51 1 mm 0,36 0,4 0;5 5
w stanie niskim oM mA 1,6

4,2 1.33.4
2,6
6,8 -

0,9
2,4

0,5
1,5

0; 10 
0; 15

10
15

Prąd wyjściowy -0,64 -0,51 -1 -0, 36 4,6 0;5 5
w stanie wysokim IOH mA -2

-1,6
.1,6
-1,3

-3,2
-2,6

mm -1,15
-0,9

2.5
9.5

0;5 
0; 10

5
10

-4,2 -3,4 -6,8 — -2,4 13,5 0; 15 15

Napięcie wyjściowe
U OT V 0,05

0,05 mm

0
0 0,05

0,05
0,05 

. 0,05
- 0;5 

0; 10
5
10

w stanie niskim U li 0,05 mm 0 0,05 0,05 "■ 0; 15 15

Napięcie wyjściowe 4,95 4,95 5 mm 4,95 w 0; 5 5
w stanie wysokim U0H V 9,95

14,95
9,95
14,93

10
15 -

9,95
14,95 -

C;10 
0; 15

10
15



PARAMETRY STATYCZNE c.d

T.. ...... 2.. 0 - r ~ 5 ..6 "*■ . / ~..o'--- Q 10 11
Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V

1,5
3
4 - mm

1 cf , o
4

1,5
34

0»5;4,5 
1;9 

1,5; 13,5
mm

5
10
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V

3,5
711

3,5
711 -

»Ki 3,5
711

0,5;4,5 
1 ;9 

1,5,13,5
-

5
10
15

Prąd wejściowy II fi A +0» 1 - ±io“5 I 0 »1 ±1 0; 18 18

x)
train. = 0 C» traax. = 70 G dla MGY 74518N,MCY 74520N
t . = -40°C, t v = 85°C dla MCY 64518N,MCY 6452ONiuiii« max #

W A G A :
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny "być odpowiedni o spolaryzowane przez podłączenie

\
<J\

J
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PARAMETRY DYNAMICZNE
/t ...b = 25°C, tr * tf = 20 ns, CL = 50 pF, RL => 200 kQ /

Nazwa Symbol Jedn.
Wartość

UDD Mparametru mm . typ. max.
1 .2... a 4 5 6 7

Czas propagacji 
CL/EN do Q

tPHL
tPLH

ns -
280
115
80

560
230
160

5
10
15

Czas propagacji 
P do Q ............

tPHL
tPLH

ns
330
130
90

650
225
170

5
10
15

Czas narastania ^THL - 100 200 5
i opadania sygnału tTLiI ns mm 50 100 10
na wyjściu - . 40 • 80 15

Minimalna szerokość 
impulsu CL

twmin. ns -
100
50
35

200
100
70

5
10
15

Minimalna szerokość 
impulsu R

V .m m . ns -
125
55
40

250
110
80

5
10
15

Minimalna szerokość 
impulsu EN

t
ymin. ns -

2.00
100
70

400
200
140

5
10
15

Czas narastania i 
opadania impulsu 
zegarowego na wejś
ciu licznika

k c l/7 CL
,us - -

15
5
5

5
10
15

Czas narastania 
i opadania impulsu 
zegarowego tr/tf lis - -

15
15
5

5
10
15

Maksymalna często
tliwość zegara fCI.max

MHz
«

1,5
3
4

3
6
8

-
5

10
15

Pojemność wejściowa ci pF - 5 7,5 -



1=
2,

54̂
4,

5.
 

A
=5,

1 
m

ax
.

~ 8 -

n  i—i i—i i—I n n n n
16 9

3 -  — ---------- ----------
1 8

U  U  U  L_J"U L_l U  U

_____________D=20,32mQx.____________

Obudowa typu CE 83
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CL

r
oUDD

1 2 7
CL LN 
A A

Q1AQ2AQ

R
A

3AQ4A

-X
“ 1 r

10
CL Ef 
B B B

15fHFT

Q1BQ2BQ3BQAB 
11| 12| 13| 141

Q1AQ2A03AQ4A 
3| A| 5| 6[_

n
10 15

I -C T T R  
B B B

Q1BQ2BQ3BQ4BQ1BQ2BQ3BQ 
11| 12| 13| 14| I

I MCY 64174,' 18120J N _ _________ ) |_ _  _  M.CY 6,4/74518 (201N__________ |

Asynchroniczna kaskada czterech liczników z wyzwalaniem nara
stającym zboczem impulsu zegarowego

MCY 64/74071N MCY 64/74071N

Synchroniczna kaskada czterech liczników binarnych z Wyzwala
niem opadającym zboczem impulsu zegarowego

Dla synchronicznej kaskady czas propagacji impulsu zegarowe
go powinien być mniejszy lub równy sumae ustalonego przy 
15 pF opóźnienia propagacji i czasu propagacji na wyjściu 
stopnia sterującego dla oszacowanego obciążenia pojemnoś

ciowego
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WYMAGANIA DODATKOWE 
Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zaleca się stosowanie gąbki 
przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów przewo
dzących.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek uzie
miających o rezystancji 1 M£> do ziemi, uziemienie stołu monta
żowego, uziemienie narzęd2i montażowych /jak lutownica itp./. 
Niedozwolony jest montaż i demontaż układów pod napięciem na 
którymkolwiek z wyprowadzeń.
Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 
/Ugs/ lrb zasilaniem /UDD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 
logicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa 
tel. 435401
tlx 815647 Druk ZOINTE ITE zam./C?i/84 n.AOOO

Cena 30 zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE Maj 1984
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TIMER PROGRAMOWANY MCY 74541N
MCY 64541N

Timer programowany CMOS zbudowany jest z tranzystorów wzboga
canych p- i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce mono
kryształu /technologia komplementarna MOS/. Podstawowym prze
znaczeniem jest praca w układach cyfrowych automatyki, teleko
munikacji i miernictwa oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest 
niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na zakłócenia.
Cechy charakterystyczne:

- zakres napięć zasilania:-3 t 18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- .wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 
elektrostatyc znym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim 
i wysokim,

- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L lub 1 TTL-LS,
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa,
- układ wyprowadzeń identyczny jak dla MC 145413 /Motorola/,
- typowy zakres częstotliwości oscylatora: 0 f 0,5 MHz,
- typowa stabilność oscylatora: *2 % w zakresie dopuszczał-

W S T Ę P N A  K A R T A  K A T A L O G O W A
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a)

nych temperatur pracy, przy zmianych ^DD 0 ^
oraz o ^3 % przy f <110 kHz,
typowy zakres napięć zasilania przy pracy z automatycz
nym 'zerowaniem: 7,5 13 V,
obniżony pobór mocy przy pracy bez automatycznego zerowa
nia,

d)Um B A NC Moda
a . fbi rei rm rai rai mQ

MCY 64541N 

MCY 74541 N

L ii L2J L ll LLl EJ Lej UJ 
Rt C Cts RS NC Ar Mr Uss

Wejście Ilość stopni 
dzielnika 
.. n_____

Fbdziat
2"A B

<t 0 13 8192
0 1 10 1024
1 0 8 256
1 1 16 65536

b)
Blok programowania

HtC o----------

etc o---------

R S 0-----—

Ar 0---------

Mr o---------

c)

Oscyl
R o 

o rt* o -t — 2
Liczr

8 2^° 213 2 '6 
ik 16 bit

Blok zerowania Blok
sterowania

TT
—  ̂ >0 oQ

e) Mode Sq/. Gj

Wejście Stan 0 Stan 1

a R

Automatyczne 
zerowanie po 
wtoczeniu zasilania

Zmniejszony 
pobór mocy

Mr Praca Zerowania

Sq/5 Q“0 po zerowaniu Q=1 po zerowaniu

Mode
Timer
(pojedynczy cykl)

Oscylator 
(praca cykliczna)

Uktady MCY 74541N i MCY 64541N: a.) układ wyprowadzeń, b) sche
mat blokowy, c) sposób podłączenia elementów zewnętrznych, 
d) programowanie częstotliwości, e) ustawianie trybu pracy
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r%W

2 ■ 2-54 ■ -2-54' I Pffi4 H”* ME=8^0max

i

r i r i r n ri  r i ri r “1

>
Hr1 LJ L U 

Mn
-J 

O

J L
],32 m

J L
ax.

J L_J

Obudowa 14-wyprowadzeniowa typu CE-70

Timer programowany zbudowany jest z programowanego asynchronicz-
8 "10 "13 *16nego dzielnika 16-bitowego o podziale przez 2 , 2  , 2 i 2

wybieranym 2-bitowym wejściem danych /A, B/. Dzielnik połączony
jest ze scalonym oscylatorem RC o częstotliwości f regulowanej
elementami zewnętrznymi R̂ .q » C-j-ę i Rg wg wzoru:

2,3'RtC*CtC
gdzie: 1 kHz f ^  100 kHz, Rg = 2 R^g i Rg 10 kil.

Po pominięciu elementów zewnętrznych /wyprowadzenia R^g i C^g
otwarte/, wejście Rg może być wykorzystane jako wejście zegaro-

Nwe dzielnika częstotliwości 2 .
V/ejście zerowania MR umożliwia zewnętrzne wyzerowanie dzielni-

/
ka i-zatrzymanie pracy oscylatora w dowolnym momencie. Tryb
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pracy z automatycznym zerowaniem po włączeniu zasilania usta
wiony jest przez połączenie wejścia AR z U-g • Wejście 6q/q 
umożliwia odwrócenie sygnału wyjściowego Q. Wejście Mode słu
ży do przełączania trybu pracy: timer (jeden cykl)/oscylator 
(praca cykliczna).

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy 
‘Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura lutowania:

- ręcznego /max.4 s/
- automatycznego

U
U,
DD

'amb

'stg

-0,5 V ++20 V
-0,5 V * UDD+ 0,5 V

±10 mA
0 + 70°C /MCY 74541N/ 

-40 + 85°C /MCY 64541N/
-55 125°C

350°C
270°C
500 mWMaksymalna moc strat P^

PARAMETRY DYNAMICZNE 
/tamb = 25°C, tr = tf = 20 ns, CL = 50 pF, RL = 200 kQ./

Nazwa
parametru Symbol Jedn. . Wartość Warunki

pomiaru
uDD[v]typ. max.

1 2 3 4 5 6
Czas propagacji z 1,50 10,5 5
wejścia Rg do wyj VrfL* tPLH ‘ ^ 0,60 3,6 10
ścia Q przy podzia 0,40 2,9 15
le 28
Czas narastania 100 200 5
i czas opadania sy bTLH' tTHL ns 50 100 10
gnału wyjściowego 40 80 15
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PARAMETRY DYNAMICZNE c . d .
----- -r  ... .. Y  " “ l 3 .7* 5 ...6 " ”]

Pojemność wejściowa ci pF 5 7,5 -
Min, szerokość impul
su zegarowego "̂ wmin. ns 70

30
20

300
150
100

5
10
15

Min. szerokość impul
su zerowania MR ^wmin. ns 200

100
75

900
300
225

5
10
15

Częstotliwość max, 
zegara R<, 1max, MHz 1,5

4.0
6.0

-
5
10
15

WYMAGANIA DODATKOWE 
Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane jest stosowanie gąb
ki przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów przewo
dzących.
Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek uzie
miających o rezystancji 1 M£ do ziemi, uziemienie stołu monta
żowego, uziemienie narzędzi montażowych /jak lutownica itp./.
Nie dozwolony jest montaż i demontaż układów pod napięciem na 
którymkolwiek z wyprowadzeń.
Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 
/US3/ lub zasilaniem /U^D/ odpowiednio do pełnionej funkcji lo
gicznej.



PARAMETRY STATYCZNE

Na zwa 
parametru

■ r 1 --
Wartość

Symbol Jedn. t . x ) mm. 25°C t x >
wai. uimjL JLO x u

max.
u0M ui W ud d Wmin. typ. max.

1 2 T 4 5 6 7 8 9 10 11
Spoczynkowy prąd 
zasilania
/UAR = UDD/

IDD p A
5

10
20
100

0,04
0,04
0,04
0,08

510
20
100

150
300
600

3000

0; 5 
0; 10 
0; 15 0;20

510
1520

Prąd wyjściowy 
w stanie niskim I0L mA 0,64

1,6
4,2

0,51
1.33.4

1
2,6
6,8

- 0,36
0,92,4

0,4
0,5
1,5

■0; 5 
0; 10 
0; 15

510
15

Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim I0H mA -0,64

-2
-1,6
-4,2

-0,51-1,6
-1,3-3,4

-1
-3,2 
-2,6 
-6,8

-
-0,36
-1,15
.-0,9-2,4

4,6
2.5
9.5 
13,5

0; 5 
0; 5 
0; 10 
0; 15

5
510
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim

. .... . , i
U0L V 0,05

0,05
0,05 -

0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05 -

0; 5 
0; 10 
0; 15

. 5 10 
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V 4.95

9.95 
14,95

4.95
9.95 
14,95

.5
10
■15

4.95
9.95 
14,95

-
0; 5 
0; 10 
0; 15

510
15



PARAMETRY STATYCZNE c.d.
1 " 2 3 ’ "TT 5 .. 6 " 7 8' 9 .13"-. 1'i..

Napięcie zasilania 
przy automatycznym 
zerowaniu 
/Uar = °V/

UDDAR V - S,5 7,5 18 - - -

Spoczynkowy prąd 
zasilania przy
UAR = 0V

IDDAR <uA
200
250
500

•• 730
80

200
250
500

1200
1500
2000

5
10
15

Napięcie wejściowe 
v> stanie niskim UIL V 1,5

34
-

-
1,5
34

1,5
34

0,5;4,5 
1 ;9 

1,5;13,5
- 510

15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim UIH V 3,5

7
11

3,5
711 - -

3,5
7
11

0,5; 4,5 
1 ;9 

1,5;13»5 -
510
15

Prąd wejściowy *1 ¿uA ±0,1 - ±10-5 ±0,1 ±1 - 0; 18 18

*) t . = 0°C, t = 70°C dla MCY 7 W 1 N ,  min. uicix̂
■tmin = -40°C, tmax = 85°C dla MCY 64541N.

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane poprzez pod
łączenie do Uss lub UDD.



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 435401 . _
tlx 81564? Druk Z0INTS ITE zarn.^0f/84 n . AOQO
Cena zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE Czerwiec 1964
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O Ś M I O M T O W Y  ADRESOWALNY PRZF.RZUTNIK 
TYPU ZATRZASK /LATCII/

MCY 74724N 
MCY 64724N

MCY 74724N MCY 64724N zawiera 8 prz.erzutników typu zatrzask 
/latch/ z niezalożnymi wyjściami równoległymi Q() + Q 7, jednym 
wspólnym szeregowym wejściem danych 1), 3-bitowym binarnym 
wejściem adresowym A Q a- A 2 /A^ - LSB, A^ - MSB/ oraz wspólnym 
wejściem zerującym R i wspólnym wejściem zezwolenia zapisu Wt), 
Układ jest przeznaczony do pracy w układach buforów, demulti- 
plelcserów, konwerterów analogowo-cyfrowych itp.
- obudowa’plastykowa 16~wyprowadzeniowa CE71,
- parametry statyczne typowe, jak dla serii MĆY 74000N, 

MCY 64000N.

A.O --1 16- -UDD
A t -- 2 15 --R
a 2 -- 3 14 --WD

Q q - 4 z z: 
ii ^

13 --D

Q 1 --5 OJ <NJ O-;£■ '-i O' t£)
12--q7

9:2 --6 >- >- o  o 11 -~Qe
q3 - - 7 Z 2 10-' 9s
uss"-8 9- -94

TO R Komórka
adresowana

Komórki 
nieadresowanc

0 0
powtarza
dane
z we j ś c ia D

pamięta poprze
dni stan

0 1
powtarza
dano
z wejścia D,

" 0 "

Działają jako demul ii pic lese r  
i z S

i 0 Pamięta poprzedni stan

1 1 " 0  " " 0 "

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA
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PARAMETRY DYNAMICZNE

/ tamb“ 2 5 ° C* "  t f  “  2 0  n s '  CL “  50  p F » RL "  2 0 0  /

Parametr Symbol Jedn. T7a’r
typ,.

fóTic
max % a  y

Cz
as
 
pr

op
ag

ac
ji

■ ... 
- .
..
. 

. 
...

"D" do wyjścia

tPLH

tPHL
ns

200 600 t;
75 150 10
50 100 15

MWD" do wyjścia
200 600 5
80 160 10

I 60 120 1 5
/zerowanie/
"R" do wyjścia 
/tylko tpHL/

; 175 350 U
! 80 160 10
! 65 130 15

Adres 
do wyjścia

225 6 50 r.
100 200 10

150 15
Czas transmisji przy przej
ściu z poziomu wys. na niski 
Czas transmisji przy przej
ściu z poziomu niskiego na 
wysoki

tTHI,
^ L H

na

O 
O 

O 
CD *— 200

100
80

5
10
15

Mi
ni
ma
ln
y 

cz
as

 
tr
wa
ni
a 

im
pu

ls
u

danych

tW MIN ns

100 200 5
50 100 10
60 80 1

adresu
200 600 5
100 200 10
65 125 15

zerowania
75 150 5
60 75 10
25 50 15

Czas ustalania dane/zezwo
lenie zapisu setup ns

50 100 5
25 50 10
20 35 15

Czas przetrzymywania 
dane/zezwolenie zapisu thold ns

75 150 5
60 75
25 . 50 15

Pojemność wejściowa CX-------- .jar.... 5 ■w? ~ _
iSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
i. letników 32/66, 02-6b8 Warszawa 
sl,$35601. Tlx 815667 zerwiec 1oQ5 /dodruk/ Cena 20 zł

PRAWO r e p r o d u k c j i ZASTRZEŻOIIE
/ATI,] ITR zam. /85



PROFESJONALNE UKŁADY CMOS 
/karty katalogowe do nabycia w Z0INTEX///

MCY 74XXXN Układy logiczne CMOS cene 40 zł
MCY 74000N Bramki logiczne CMOS 100

74001N 7A002NO 
7^011No 
74012N 
74023NO 
74025N 
74071NO 
74072,No 
74073N 
74075N 
74081NO 
74082N

MCY 74007NO Dwukrotna para komplementarna z inwerterem 80
MCY 74C08N 4-bitowy pełny sumator równoległy 60
MCY 74013N Przerzutniki CMOS 40

74027NO
MCY 74016N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe MOS

Poczwórny klucz analogowy/multiplekser 60
MCY 74017NO Synchroniczne liczniki CMOS 140

74022N
MCY 74019NO Poczwórny dwukanałowy selektor danych/multi

plekser/ 60
MCY 74020N 14- i 12-stopniowe liczniki binarne CMOS 80
MCY 74028N Dekoder kodu BCD na kod dziesiętny 1C0
MCY 74029NO 4-bitowy uniwersalny licznik CMOS 80
MCY 74030N0 Czterokrotna bramka exclusive -OR, -NOR 20

74077N
MCY 74035N Czterobitowy uhiwersalny rejestr przesuwający 100
MCY 74046N Pętla synchronizacji fazowej /PLL/ 120
MCY 74047N Monostabilne i astabilne multiwibratory ‘CMOS 120

«7
Pełny adres:
Instytut Technologii Elektronowej 
Zakładowy Ośrodek Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Dział Informacji i Dokumentacji
Al. Lotników 32/46 /bl.VI, pok.110, tel.435401...9 w.450/ 
02-668 Warszawa
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OMCY 7^*049N Sześciokrotne bufory CMOS cena 4o zł
74050N

0 MCY 7Ś051N Układy multiplekserów/deraultiplekserćw CMOS 120
74052N 7̂ 053N

MCY 7^059N Programowany dzielnik częstotliwości 100
MCY 7¿*060N 14-stepniowy asynchroniczny licznik binarny

z oscylatorem 100
0 MCY 74065N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe CMOS 40
0 MCY 74069N Sześciokrotny inwerter CMOS 60
O MCY 7A093N Bramka logiczna CMOS: czterokrotna dwuwejściowa

bramka NAND Schmitta 80
MCY 7^*09^ S-bitowe szeregowo-równoległe i  szeregowo-

-szeregowe statyczne rejestry przesuwają
ce CMOS 100

o MCY 740102N 6-stopniowe synchroniczne rewersyjne licz-
7401C3N niki CMOS 60

MCY 740114N Pamięć statyczna RAM-CKCS 64 bity 80
O MCY 7¿*51SN Synchroniczne liczniki CMOS 100

7452ON
U MCY 7¿*5Í*'IN Timer programowany 80
0 MCY 74724N Ośmiobitowy adresowalny przerzutnik typu za

trzask /latch/ • 20

Druk ZOINTE ITS zam.l^SSN n.20O




